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In deze catalogus zijn de gegevens opgenomen
van Philips buizen, welke toepassing kunnen
vinden voor:

_ a) radio-zendinstallaties en installaties welke

daarmede verband houden

b) andere doeleinden, zooals diathermie, ultra-
kortegolf-therapie, hoogfrequentovens, meet-
instrumenten, enz.
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Blad

0100/1
0111/1
0133/1
0144/1
0155/1
0177/1

0311/1

0333/1

0366/1

0377/1

0600/1
0611/1
0633/1
0633/2
0677/1
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Datum

15/2-42
15/2-'42
15/2-"42
15/2-"42
15/2-"42
15/2-"42

15/4-"41
15/441

15/4-"41

15/4-'41

15/2-'42
15/4-'41
15441
15/2-42
15/4-'41
15/4-"41

15/2-"42
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INHOUD

L.F. Trioden Blad Datum
MC 1/50 1371/1 15/1-742
/2 15/3-"41
/3 15/1-’40
MC 1/60 1381/1 15/1.’40
12 15/1-'40
MC 2/200 1431/1 15/1-"42
/2 15/1."42
/3 15/1.'42
MA 12/15 1621/1 15/9-'40
/2 15/9-'40
/3 15/9°-40
15/2-%42 K 833 - 0111/1
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INHOUD

H.F. Trioden Blad Datum
TB 04/8 3291/1 1/11-40
2 1/11-°40
/3 15/3-"41
Vv A MY
TC 04/10 3301/1 15552
2 15/9-40
TE 05/10 3306/1 15/1-"42
2 15/9-"40
13 15/9-"40
/4 15/3-"41
TC 05/25 3341/1 15/3-'41
/2 15/3-"41
3 15/3-"41
TB 1/60 3381/1 15/9-40
12 15/9-’40
/3 15/9-40
TC 1/75 3391/1 15/3-"41
/2 1/11-40
3 1/11-40
TC 2/250 3441/1 15/1-40
2 15/1-"40
TB 2/500 3472/1 15/1-42
/2 1/11-40
/3 1/11-'40
14 1/11-40
TB 3/1000 3501/1 15/1-'42
/2 15/1-%42
/3 15/1-"42
4 15/1-42
TAW 12/10 3601/1 15/1-42
2 15/1-42
/3 15/3-41
14 15/1-42
15/2."42 K 833 - 0133/1



INHOUD

H.F. Trioden Blad Datum
TAL 12/10 3602/1 15/1-742
2 15/1-"42
/3 15/1-742
/4 15/1-42
/% 151142
TA 1235 3651/1 15/1-'42
12 15/1-'42
/3 15/1-’42
TA 12/20 3631/1 15/3-’41
12 15/3-'41
TA 18/100 3701/1 15/1-'42
/2 1/3-'40
/3 1/3-.40
TA 20/250 3741/1 1/3-40
12 15/3-’41
/3 15/9-’40
15/2-"41 0133/1



INHOUD

Tetroden Blad Datum
QQE 04/20 4339/1 15/1-"42
2 1/11-'40

15/2-"42 K 833 - 0144/1
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INHOUD

Pentoden Blad Datum
PC 03/3A 5251/1 1/3-"40
/2 1/3-'40
/3 15/9-'40
/4 15/9-'40
5 15/9-"40
PC 03/3B 5251/1 B 15/3-"39
PE 04/10 5306/1 15/1-"42
/2 15/2-'40
/3 15/2-'40
/4 15/2-'40
/5 15/2-"40
PC 05/15 5321/1 15/2-'40
/2 15/2-'40
/3 15/2-"40
/4 15/2-'40
/5 15/2-'40
PE 05/15 5326/1 1/3-'40
/2 1/3-'40
/3 15/3-'41
/4 1/3-'40
/5 1/3-'40
PE 06/40 5366/1 1/3-"40
/2 1/3-'40
/3 15/3-%41
/4 15/3-%41
/s 15/3-"41
PC 1/50 5371/1 15/1-"42
/2 1/3-"40
/3 1/3-'40
/4 1/3-'40
/5 1/3-'40
PE 1/80 5396/1 15/2-'40
2 15/2-'40
/3 15/2-'40

15/2"42 K 833 - 0155/1



INHOUD

Pentoden Blad Datum
14 15/2-'40
/5 15/2-740
PC 1,5/100 5401/1 15/1-42
12 15/3-'39
/3 15/3-’39
/4 15/3-'39
PB 2/500 5471/1 15/1-’42
2 15/8-48,
/3 15/3-'41
14 15/3-741
PB 3/800 5491/1 15/9-'40
12 15/9-'40
/3 15/3-41
4 15/1-’42
/5 15/9-’40
16 15/3-’41
PAW 12/15 5621/1 15/1-42
|2 15/3-’41
/3 15/3-’41
14 15/3-41
/5 15/3-’41
16 15/3-’41
17 15/3-"41
PAL 12/15 5622/1 15/1-42
12 15/3-'41
/3 15/1-'42
/4 15/1-42

15/2-’42 0155/1



INHOUD

Dioden Blad Datum
DC 1/50 7371/1 15/1-742
DC 1/60 7381/1 15/1-42
DE 2/200 7436/1 15/1-42
DCG 2/500 8471/1 15/1-42
DCG 4/1000 8501/1 15/1-"42
DCG 5/2500 8541/1 15142
DCG 3/3000 8551/1 15/1-'42
DCG 9/20 8631/1 15/1-°42
DCG 5/30 8651/1 15/1-'42

15/2-’42 K 833 - 0177/1






AANDUIDING DER TYPEN

De type-aanduiding van een Philips HF-, LF- of gelijkrichtbuis
bestaat uit twee of drie letters en uit twee getallen, welke laatsten door
een schuine streep van elkaar zijn gescheiden.

De eerste letter heeft betrekking op de soort (uitgezonderd QQ en PP):

T = Triode, hoofdzakelijk voor HF gebruik.
M = Triode, hoofdzakelijk voor LF gebruik (modulator).

In het alg is de versterkingsfi bij de laatstg d
buizen kleiner dan bij de eerstgencemde.

Q = Tetrode

QQ= Dubbeltetrode

P = Pentode

PP = Dubbelpentode
D = Diode (gelijkrichter)

De tweede letter heeft betrekking op de kathode (uitgezonderd QQ en PP):

A = wolfram gloeidraad

B gethorieerde wolfram gloeidraad
C = met oxyd bedekte gloeidraad
E = indirekt verhitte oxyd-kathode

Bij buizen, die resp. met water of geforceerd met lucht gekoeld worden
wijst de derde letter (W of L) resp. op waterkoeling of geforceerde lucht-
koeling.

Bij gelijkrichtbuizen wijst de derde letter (G) op gasvulling.

Bij HF- en LF-buizen geeft het getal v66r de deelstreep de anode-
gelijkspanning aan in kV. Het getal achter de streep geeft bij HF-buizen
globaal het afgegeven vermogen van de buizen aan in W (of in kW bij
grooter buizen) in telegrafie-instelling. Bij LF-buizen geeft het getal
achter de streep globaal de toelaatbare anodedissipatie aan.

Bij gelijkrichtbuizen is het getal v66r de deelstreep een aanwijzing voor
de gelijkspanning in kV. Het getal achter de deelstreep geeft globaal
het gelijkstroomvermogen per buis aan in een daarvoor gunstige

schakeling.

15/4-"41 0311/1
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VERKLARING DER SYMBOLEN
VAN HF- EN LF-BUIZEN

AANDUIDING DER ELECTRODEN

AR s i (v e b e s s e A
Glosidraadis o o o oo s o0 s s 00§ ¢ o FRA
Rooster van een triode . . . . . . . >
van meerr T NG SU = gl, g2, enz.

(de nummering heeft plaats van de kathode

naar de anode)
Indirect verhitte kathode . . . . . . . . .. =k
AANDUIDING VAN SPANNINGEN, STROOMEN, CAPACITEITEN, ENZ.
Spanning
Anodegelijkspanning . . . . . . . s o s dee =Va
Roostergelx_)kspanmng van een triode . . . . . = Vg
R P van k = Vgl, Vg2, enz.
R Isg vuneentnode (topwnude) = Vg~
R 2 1 P g van
(opwadeda) - . < o oo% e vl ek B = Vgl~, Vg2~, enz.
Roosterwisselspanning (topwaarde bij LF Klasse B
tusschen de roosters van de twee buizen) . . . = Vgg~
Gloeispanni = Vi
Spanning tusschen kathode en gloe)drnnd bl] in-
direct verhitte buizen . . . . . . . . e @ = VK
Stroom
Anodestroom . . . . . . SRR ce =Ia
Roosterstroom van een tnode EEEE S T s s
Roosterstroom van meerroosterbuizen. . . . . = Igl, Ig2, enz.
Verzadigingestroom . . « « « s s s o s oo o =1Is
Kathodestroom (Ia + Igl + Ig2 enz) = Tk
Gloststipom, «... ' i o % o o e - PRS-
Vermogen
Anodedissipatie ............... = Wa

dedissipatie . . . . o o & .. = Wat

Schermroosterdusnpnhc R = Wg2

(bij pentoden is Wg2 “het product van
schermroosterstroom en schermroosterspan-
ning; bij tetroden volgens de formule op de
desbetreffende bladen vermeld)
Opgenomen vermogen . . . . . . . . « « . . = Wi

Wi is bij trioden en pentoden het door de
anode opgenomen vermogen (Va x Ia) en bij
tetroden het opgenomen vermogen van anode
en schermrooster (Va x Ia + Vg2 x Ig2)

Afgegeven vermogen . . . . . . . . . . . . = Wo
HF excitatie-vermogen . . . . . . . . ... = Whf
LF excitatie-vermogen . . . . . . . . . .. = Wg
Modulatie-vermogen . « + « + + « ¢ 4.0 = Wif
Capaciteit

(Deze waarden worden bepaald, terwijl de

niet gemeten electroden aan de gloeidraad,

resp. aan de kathode zijn verbonden)
Anode-gloeidraad capaciteit . . . e dis o = Caf
Anode-rooster capaciteit bg een tnode ES e Cag

P it bij meerrooster-

bmun...... ........ &. . = Cigk
R gloeidraad capaciteit bij een tnode R b ()
Stuurrooster-gloeidraad capncntelt bij meer-
roosterbulzent . . .“i . . v . e o . b e o o = CIgl

15/a-"41 0333/1



VERKLARING DER SYMBOLEN
VAN HF- EN LF-BUIZEN

Weerstand
Inwendige weerstand . . . . . .0 id 6o = Ri
Belastingsweerstand . . . . . ¢ i ¢ 0. 000 .. = Ra

(bij klasse A en B versterkers; bij klasse B ver-
sterkers, per buis)

Belastingsweerstand . ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ o o ¢ ¢ 0 0.0 5. = Raa
(bij klasse B 1 twee bui tusschen de
beide anoden; Raa = 4x Ra)
Versterkingsfactor
Versterkingsfactor bij een triode . . . . . . . .. =p
Versterkingsfactor t.0.v. het schermrooster bij meer-
roosterbuizen . . . . . . W lna | ol abadrai 1T & .= uglg2
Steilheid
Steilheid . . . . . . .. =8

(Bij een bepaald werkpunt, waarbl] dan Vl. Ia.
enz. zijn aangegeven)s

Rendement
RenBemmenit” . ..o o s o s s o s sl € oo s 0w =7

Wo
n = Wi x 100%)

Modulatie

PROGRINEe &t N (T S S N S e e =" m
Distorsie

Distorsie . . . . . AR AT A A S I = D (of d)
Golfiengte ,

OB . ool ey i e aliosasinned aaboatit

A: dam 15  beteckent: de instelling of de karakteristieken gelden voor
decametergolven. De meting is verricht bij 4 = 15 m.

A: hm 150  beteekent: de instelling of de karakteristieken gelden voor
hectometergolven. De meting is verricht bij 4 = 150 m.
Z: dam 15  beteekent: de instelling of de lmnktenlheken gelden voor
hm dewmetergohen, 1 als voor g . De
meting is verricht bij 4 = 15 m.
A esene m  beteckent: de instelling of de karakteristieken gelden alleen
voor een golflengte: 1 = ...... m,

A > ...... m beteekent: de instelling of de karakteristieken gelden voor
golflengten vanaf ...... m en hooger.

Decametergolven zijn golven tusschen 10—100 m (30—3 MHz).
Hectometergolven ,, » » 100-1000 m (3000-300 kHz).
Kilometergolven 2 » boven 1000 m (< 300 kHz),

Er wordt in het bgzonder de undacht op gevesugd dlt een instelling
voor h golven g ook voor k ven geldt,

15/4-741

0333/1




VERKLARING DER SYMBOLEN
VAN GELIJKRICHTBUIZEN

AANDUIDING DER ELECTRODEN

ANOAE o v v« BTG R G S b e e e =a

Anode van buizen met meer dan 1 anode . . . . . = al,a2enz.

Gloeidraan - Ay R R R R e =1f

Rooster van een gasgevulde gelijkrichtbuis met sturing = g

Rooster van een gasgevulde gelijkrichtbuis met sturing,

indien meer dan een rooster aanwezig. . . . . . . . = gl,g2enz.
(De nummering heeft plaats van de kathode naar
de anode).

Indirect verhitte kathode . . . . . . . ... ... =k

AANDUIDING VAN SPANNINGEN, STROOMEN ENZ.

Spanning

Spanningsval in een gasgevulde gelijkrichtbuis. . . . = Varc

CACBPRANINE o & v o o e el e wi ke @ e e e e WL

Spanning op het rooster van een gasgevulde gelijkricht-

DEIIREL SOOI, 5 /' v a0 e e o A e e = Vg

Spanning op het rooster van een gasgevulde gelijkricht-

buis met sturing, indien meer dan een rooster aanwezig. = Vgl, Vg2
enz,

Max.toelaath de-wisselspanning (effectieve waarde) = Vi

Toelaatbare tegenspanning (topwaarde) . . . . . . . = Vinv

Afgegeven gelijkspanning (gemiddelde waarde) . . . = Vo

Stroom

Toelaatbare anodestroom (topwaarde) . . . . . . . = Iap

GIORIPRIOON s v 5 v s e we e el R & & == 4f

Afgegeven gelijkstroom in een bepaalde schakeling (ge-

middelde waarde). . . . . . . DR SR = Jo

Afgegeven gelijkstroom per buis . . . . . . . . . . = Ia

YVersadigingastroomy « < o v so » o v o @ v o 0 =1Is

Vermogen

Afgegeven v gen in een bepaalde schakeling . . . = Wo

Afgegeven vermogen per buis . . . . . . . . . .. = Wo’

Weerstand

Inwendige weerstand . . . . . . . .. .00 ... = Ri

Rendement

Max. rendement bij volle gelijkspanning bij de ver-
schillende schakelingen der gasgevulde gelijkrichtbuizen = 7

15/4-"41 0366/1



VERKLARING DER SYMBOLEN
VAN GELIJKRICHTBUIZEN

Het rendement kan worden berekend volgens de formule:
Vo x Ig
7 =
! Vo xIo+4n (Varex Ia+ VExIf)

Vo

- If
Vo + Vare + n Vi T

n = aantal buizen

Temperatuur
Temperatuur van het gecondenseerde kwik . . . . . =1
Temperatuur van de omgevende lucht . . . . . . . =t

15/4-41 0366/1



NOTEN

De noten 1) tot en met 8), die bij verschillende tabellenwaarden zijn

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7

8)

1d, hebben de vol 5 g 1
v
)

(In vangroostermodu-
In modulatie-top bij 1009 modulatie, latie-instellingen bij de

Bij een modulatie-diepte van 100%,. opgegeven modulatie
m = ... %)-

Bij een distorsie van 59.

Ter verkrijging van het door den stuurtrap in de roosterkring te
leveren vermogen moet Whf vermeerderd worden.

Deze vermeerdering is afhankelijk van verschillende factoren en
zal dikwijls 25 & 509 van het opgegeven excitati g
bedragen.

Ter verkrijging van het nuttig afgegeven vermogen moet ca. 10
tot 159, voor transformator-verliezen worden afgetrokken.

Ter verkrijging van het nuttig afgegeven vermogen moeten .de
kringverliezen worden afgetrokken (zie blad 0633/2).

Met het oog op den lagen inwendigen buisweerstand (groote kort-
sluitstroom!) moet een impedantie in den gelijkrichter worden op-
genomen, behalve in reeds voldoende stabiele omstandigheden
(overstr Ischakel lage spanning enz.). Deze weerstand
kan b.v. 59, van de spanning afdrukken bij vollast.

Bij anodevoeding met wisselspanning mag de effectieve waarde
van Va hoogstens gelijk zijn aan de opgegeven gelijkspanning.

15/4-'41

0377/1
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TOELICHTING Bl1J DE GEGEVENS YAN DE BUIZEN

De statische gegevens, die in de catalogus zijn opg zijn geg
welke samenhangen met de constructie van de buis.

d

De aangegeven max. mogen in geen geval worden overschreden,
wil men de buizen hun goede eigenschappen niet doen verliezen. Elke
maximale waarde dient in verband d waarden
te worden beschouwd, opdat in geen der verschillende instellingen een

der maxima wordt overschreden.

met maximal

GLOEISPANNING

a. geldend voor H.F.- en L.F.-buizen

De waarde, die op de bladen wordt gegeven voor de gloeispanning,
geldt voor de instelling op het volle vermogen. Met het oog op de
levensduur van de buis dient de gloeisp g op de
aangegeven waarde te worden ingesteld en dnarbg direct aan stiften
of klemmen te worden gemeten en wel aan dat deel van de klemmen,
dat één geheel vormt met gloeldram:l of kathode. In verband hi d

wordt geraden een reg d in de pri zijde van de
gloeispanning i op te
Door fl ies van de P g of door andere oorzaken zijn

tijdelijke gloeispanningsvariaties tot een maximum van 4 5%
toclnthuar. Opgemerkt wordt, dat elke blijvende verhooging van de

gloeisp g een nadeelige invloed heeft op de levensduur van de buizen.
De nmgegeven waarde voor de negatieve panning is geb d
op wi ding van de gloeidraad dat men bij gelijkstroom-

voeding deze waarde moet verminderen met de helft van de waarde
van de gloeispanning, daar zij dan geldt van de negatieve zijde van
de gloeidraad af (in plaats van de middenaftakking der secundaire
gloeistroomtransformator-wikkeling).

b. geldend voor gelijkrichtbuizen

Van de den, die op de bladen voor de gloeispanning worden g
geven, moet met het oog op de levensduur van de buis niet worden afge-
weken, zoodat de gloeispanning nauwkeurig op de aangegeven waarde
dient te worden ingesteld en daarbij direct aan stiften of klemmen
dient te worden gemeten en wel aan dat deel van de klemmen, dat
één geheel vormt met gloeidraad of kathode. In verband hiermede wordt
aangeraden een regelweerstand in de primaire zijde van de gloeispan-
ningst f op te

15/2-'42 0600/1




TOELICHTING B1J DE GEGEVENS VAN DE BUIZEN

Door fluctuaties van de netspanning of door andere oorzaken zijn
tijdelijke gloeispanningsvariaties tot een max. van + 59 toelaatbaar.
Opgemerkt wordt, dat elke blljvende verhoogmg zoowel als elke blij-
vende verlaging van de gloei een ge invlioed heeft op de

13 B!

levensduur van de bmzen De eerste heeft n.l. een abnormale verdamping,
de tweede een abnormale verstuiving van de kathode ten gevolge.

N.B. Bx; gugevnlde gelijkrichtbuizen met oxydkathode ia een bepaalde
laging sck ’h]kervoordclevcmdmlanm

ulflle gloeisp ingsverhooging.
In het alg k de gloeidraden der buizen naar keuze met
gelijk of met wisselstroom worden gevoed. Gewoonlijk wordt

wisselstroom gekozen.

BEVEILIGING VAN WATERGEKOELDE BUIZEN

Teneinde de buizen tegen beschadiging tengevolge van inwendige
overslag te beveiligen, is het noodzakelijk in de anodeleidingen van
alle watergekoelde buizen een d van mi 50 Obm op
te nemen.

15/2-°42 K 833 - 0600/1



TOELICHTING BIJ DE GEGEVENS VAN DE BUIZEN

TRIODEN IN LF KLASSE B INSTELLING

Bij deze instelling wordt, meer dan bij iedere andere instelling, het resul-

£,

taat door de constructie van de gebruikte schakelel (
matoren) en tevens door kleine individueele verschillen in de karak-
teristicken van de gebruikte buizen beinvloed.

De waarden, die in de tabellen zijn en, zijn berekend uit de

statische karakteristieken, waarbij is aangenomen, dat twee exact
gelijke buizen van gemiddelde karakteristick worden gebruikt. Deze

1 dus den besch d als de theoretisch bereikbare.
Verder is een zuiver sinusv ge excitatiesp g g en
een ideale t £ or der verli en zonder di

Om uit deze gegevens de resultaten af te leiden, die in de praktijk
bereikbaar zijn, moet van het door de buis afgegeven vermogen ca. 10
tot 159, worden afgetrokken wegens de transformatorverliezen,
afhankelijk van de grootte en de comstructie van de transformator.
Verder zullen de negatieve roosterspanningen van de beide buizen in
het algemeen iets verschillend moeten worden ingesteld, om de distorsie

zoo gering mogelijk te doen zijn.

Om de excitatiespanning sinusvormig te houden, beschikt men hier niet
over het middel van een r ie-kring met groote capaciteit, zooals bij

HF Klasse B wordt toegepast, daar men saltijd een groot frequentie-

gebied moet versterken. Men moet dus een ochmsche weerstand aan de
roosterkring parallel schakelen, waarvan het opgenomen vermogen,
afhankelijk van de toelaatbare distorsie, eenige malen grooter is dan het
benoodigde excitatie-vermogen van de buis, of wel de ingangstrans-
formator aanpassen aan een veel kleineren weerstand dan de ingangs-
weerstand van de buis zelf bedraagt.

In beide gevallen moet de voortrap in staat zijn een vermogen af te
geven, dat eenige malen, (b.v. 3—4 maal) grooter is dan het excitatie-

| A

v van de

g de trap.

15/4-’41 0611/1
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TOELICHTING BIJ DE GEGEVENS VAN DE BUIZEN

EXCITATIE VERMOGEN (ALLEEN GELDEND VOOR HF BUIZEN)

De stuurtrap moet in staat zijn een vermogen af te geven, dat belangrijk
grooter is dan het excitatie-vermogen (Whf), zooals dat in de tabellen
wordt aangegeven, daar in de roosterkring verliezen optreden die bij
hoogere frequenties belangrijke den 1 Bij HF
Klasse B instellingen moet, behalve wanneer daarbij naar een noot

wordt verwezen, het vermogen, dat door de stuurtrap dient te worden
geleverd, zelfs 3—4 maal grooter zijn, in de top van de modulatie, dan
de waarde, die voor het excitatievermogen is opgegeven.

Het draaggolfvermogen van de stuurtrap moet dus ongeveer gelijk
zijn aan de opgegeven waarde voor Whf.

ANODE-IMPEDANTIE

Met behulp van onderstaande formules kan aan de hand van de in
deze catalogus opgenomen dynamische gegevens van trioden, tetroden
en pentoden de bij een bepaalde instelling hehoorende anode-impedantie

berekend worden:

Voor alle instellingen, uitgezonderd HF Klasse B telefonie:

Va)?
Re = S22
1,6 Wo
Voor HF klasse B telefonie:
Va)?
v g
1,2 Wo

VERBAND TUSSCHEN STATISCHE GEGEVENS

De statische gegevens, die in de tabellen voor elke buis zijn opgegeven,
betreffende Wa, Wg2, Va, Vg2, Ik, zijn op te vatten als max. waarden
behoorende bij instellingen op hect golven; dit beteek dat geen
dezer waarden bij welke instelling ook, mag worden overschreden.

In enkele gevallen is de max. toelaatbare waarde voor Va bij anode-
modulatie en bij anode- en schermroostermodulatie, lager dan bij de
andere instellingen. Dit wordt dan aangegeven in een tabel, onder de
statische gegevens, met Va max. Telegr. en Va max. Mod. Va.

Hieronder volgen, zoo noodig, de kieinere maxima op kortere golflengten
dan bectometergolven.

De in deze tabel opgenomen waarden geven de onderste grens aan voor
2 met bijbehoorende Va.
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TOELICHTING BIJ DE GEGEVENS VAN DE BUIZEN

Voorbeeld: In de tabel onder de statische gegevens voor de buis TB 3/1000
blad 3501/1, wordt opgegeven bij een golflengte van 5 m: Va max.
Telegr. = 2600 V en Va max. Mod. Va = 2100 V. Dit beteekent dan,
dat vanaf elke willekeurige golflengte tot aan 5 m toe de max. toelaat-
bare Va = 2600 V voor kl. C telegrafie en HF kl. B telefonie en
Va = 2100 V voor anodemodulatie.

WATERKOELING
Bij de watergekoelde zendbuizen wordt op het eerste blad, onder de
statische gegevens, de mini waterhoeveelheid opgegeven in liters
per minuut, die noodig is bij max. dissipatie,

(Vol aq ........- 1/min).

De temperatuursverhooging van het koelwater mag een bepaalde
waarde niet overschrijden.

Dit wordt aangeduid door T, — T, = ......... °C, waarbij T, de tempe-
ratuur is van het koelwater, gemeten aan de uitlaat van den koelmantel,

voor het inschakelen der sj ingen, terwijl T, de uitlaattemperatuur
voorstelt, gemeten op dezelfde plaats als T,, maar nu bij volle belasting.
T, max. = ......... °C beteckent, dat de max. uitlaattemperatuur van

het koelwater, gemeten bij den koeler, niet hooger mag zijn dan ......... L/ 0

GEFORCEERDE LUCHTKOELING

Voor elke geforceerd luchtgekoelde buis worden drie grafieken, welke
betrekking hebben op de luchtkoeling, opgenomen.

Uit grafiek I kan de hoeveelheid lucht, (Vol) noodig voor een voldoende
koeling bij de opgegeven anodedissipatie en voor verschillende hoogten
(k) boven het zeeni , worden bepaald als functie van de maximum
ingangstemperatuur (Ti), die op de opstellingsplaats van de zender
kan worden verwacht.

De luchtdruk (H), noodig om deze hoeveelheid (Vol) door de radiator
te doen stroomen, wordt uit grafiek II verkregen.

Met deze gegevens kunnen de capaciteit en de druk van de ventilator
berekend worden, waarbij de verliezen die optreden in de luchtleidingen
en de filters, in acht worden g

Tenslotte geeft de grafiek III de temperatuurstijging van de lucht die
door de radiator stroomt. De hierbij verkregen waarde wordt gebruikt

len, die alle

om de juiste instelling van de th aat te bep panning:
uitschakelt als de uitlaattemperatuur (Tu) van de lucht te hoog wordt.
Voor volledige gegevens betreffende deze methode van koeling, ver-
wijzen wij naar Technische Mededeeling I No. 127, die op aanvrage
wordt toegezonden.

15/4-"41 0633/1



TOELICHTING B1J DE GEGEVENS VAN DE BUIZEN

AFGEGEVEN VERMOGEN EN RENDEMENT

De in dit handboek gegeven instellingen zijn op te vatten als de optimum
instelling, waarbij de aanpassing van de buis zoodanig is gekozen, dat
afgegeven vermogen en rendement zoo gunstig mogelijk zijn zonder
overbelasting van de buis.

Terdege onderscheid moet worden g kt tusschen het zui buis-
d en het d t.o.v. het v gen in de kring
In het handboek zijn uitsluitend v 1d zui bui d en af-

gegeven vermogens (met de gunstigste instelling), d.w.z. verliezen ver-
oorzaakt door kringen en event. onjuiste asnpassing zijn niet in min-
dering gebracht.

ZUIVER RENDEMENT - AFGEGEVEN VERMOGEN

Wanneer de bepalende grootheden (Va, Vgl, Vgl~, Vg2) worden ge-
kozen in overeenstemming met instellingen van het handboek, zal de

1d bli 1

buis v aan de gep gegevens voor afgegeven vermogen,
rend t de- en , mits de anode-aanpassingsweer-
stand de gunstigste waarde heeft, die bij de instellingen behoort. Wanneer
de bepalende grootheden niet volstrekt neuwkeurig worden aange-
houden, zal er ook rekening mee g d den, dat het
zuivere afgegeven vermogen van de buis en eventueel het rendement.
belangrijk lager kunnen zijn dan gepubliceerd is, terwijl er verder op
gelet zal moeten worden, dat geen der maxima van stroomen of dissi-
paties wordt overschreden. Zeer belangrijk is b.v., dat de excitatie-
spanning Vg~ de waarde heeft, die in de instellingen is aangegeven; is
die kleiner (wat bij omschakelbare zenders nog al eens voorkomt) dan
verminderen onmiddellijk afgegeven vermogen en rendement zeer sterk,

AFGEGEVEN VERMOGEN DER BUIS EN BUISRENDEMENT T.0.V.
DE ANTENNEKRING

sl K

Bij beschouwing van het zuivere

zijn verli ver-
door kringen en ing mniet in rek g ge-
bracht; echter moet dﬂannee in een zender wel degelijk rekening worden
gehouden. Bij zenders met kleine buizen en een hoog golfbereik kan
het in de praktijk voorkomen, dat op sommige golfiengten 509, of
minder van het zuivere uitgangsvermogen van de buis als nuttig ver-
gen in de kring ht komt. Onder het vermogen in de
kring wordt v het v gen van de buis, verminderd met
verliezen in de anodekring (tusschenkring).

Betreffende verliezen in de kringen door een onjuiste aanpassing kan nog

15/2-"42 0633/%.



TOELICHTING BIJ DE GEGEVENS VAN DE BUIZEN

het volgende gezegd worden: De verhouding R/Ra, (R = sperweerstand

van de kring, Ra = d passing: tand), dat is de verhoudmg
hen de d and der en met gekopp

kring, bepaalt de verdeeling van het v gen, dat door de buis wordt

afgegeven, in nuttig v gen (dat is kringv gen) en kring-

verliezen (immers Va3/R = kringverliezen en Va®/Ra = totaal afge-
geven v gen). Hoe kleiner de verhouding R/Ra, des te grooter zijn
kringverliezen in verhouding tot het v gen in de buis. Nu is de
waarde van Ra bepaald door het buistype en de wijze van gebruik
(telegrafie, klasse B), d.w.z. indien de buis in de gegeven instelling
het gepubliceerde buisvermogen zal afgegeven, dient Ra een zeer speciale
waarde te hebben. In de praktijk vindt men waarden, liggend tusschen
5000 en 10000 Ohm.

R wordt bepaald door de opbouw van de kring en door de golflengte, en
kan zeer uiteenloopende waarde hebben; zie hiervoor Technische
Mededeeling, I Nr 100.

Men dient zich derhalve steeds van geval tot geval af te vragen wat de
waarde van R is, Event. zal deze door d 2 wor-
den bepaald, teneinde aldus uit het ven buisv het -

Pgeg g
1 Aeid
vermogen te

Wat voorts de instelling van de juiste waarde van Ra betreft; deze

hiedt, zooals bekend, door regeling van de koppeling tusschen anode-
en antennekrmg In die gevallen, waarin de koppeling niet continu varia-
bel is, doch trapsgewijze geschiedt (b.v. door aftakkingen van de anode-
kringspoel) bestaat de mogelijkheid, dat Ra niet de juiste waarde heeft,
doch te groot of te klein is voor juiste aanpassing. In beide gevallen
wordt het afgegeven vermogen kleiner, bovendien wordt in het tweede
geval het rendement lager.

Voorbeeld:
2 Ver- Nuttig Kring- | Kring-
?:"d‘: mogen Om- | . Fre- ver- ver- ver-
cind. van de | schrij- kring q i g liezen liezen
trap buis ving
(W) @) | W | ™| @
2300 172 28 14
2 x PC k.g. anode- 4300 163,4 36,6 18
1,51100 200 tele- i 3450 132,4 67,6 33,4
in grafie- eind 6300 88 112 56
balans zender trap 6700 75 125 62
11400 130,8 69,2 344
15/2.742 K 833 - 0633/2



TOELICHTING BIJ DE GEGEVENS VAN DE BUIZEN

ALLEEN GELDEND VOOR GELIJKRICHTBUIZEN

AFGEGEVEN GELIJKSPANNING EN GELIJKSTROOM

Onder de afgegeven gelijkspanning (Vo) wordt verstaan de gemiddelde

waarde van de niet afgevlakte gelijkgerichte spanning, dus de ingang;

spanning van het filter. De waarden, die in de tabellen voor Vo worden
aangegeven, gelden voor niet te kleine belastingen. Bij zeer geringe

belasting is Vo hooger (nl. Vi x 72_), indien het filter een condensator
bevat. Om de gebruiksspanning te verkrijgen moet het spanningsverlies
in het filter van Vo worden afgetrokken.

Onder afgegeven gelijkstroom (Ia, Io) wordt verstaan de gemiddelde
waarde van de gelijkgerichte stroom.

MAX. TOELAATBARE TEGENSPANNING

De topwaarde van de max. toelaatbare tegenspanning (Vinv), die voor
gasgevulde gelijkrichtbuizen wordt aangegeven, heeft betrekking op
een wisselspanning van ten hoogste 150 Hz, Bij 500 Hz neme men
Vinv 159, lager; bij 800 Hz 25%, lager. De op de bladen vermelde
gegevens bij verschillende schakelingen volgens de figuren 1 t/m 6
(blad 0677/2) zijn gebaseerd op de max. toelaatbare tegenspanning
(Vinv).

TEMPERATUREN VAN GASGEVULDE GELIJKRICHTBUIZEN

De maatgevende temperatuur is de temperatuur van het gecondenseerde
kwik (t). Omdat deze echter niet zoo eenvoudig is te meten, wordt
boven dien bij de gegevens van de buis de begrenzing van de P uur
van de omgevende lucht (t'), die gemakkelijk is te bepalen, opgegeven,
met behulp van welke laatste ook globaal de bedrijfscondities kunnen
worden bepaald.

Men moet er zorg voor dragen, dat het inschakelen van de anode-

spanning eerst geschiedt, nadat de kathode een normale werktemperatuur
heeft bereikt en het kwik is verwarmd tot minstens de aangegeven
temperatuur. Dit laatste is gewoonlijk na 1 tot 10 minuten het geval
afhankelijk van de grootte van de buis.

SCHAKELING VAN GASGEVULDE GELIJKRICHTBUIZEN

Bij gelijkstroombuizen met gasvulling zijn verschillende schakelingen
mogelijk waarbij twee of meer buizen in serie of parallel komen te werken,
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TOELICHTING B1J DE GEGEVENS VAN DE BUIZEN

De schakelingen in de figuren 1 t/m 6 (blad 0677/2) stellen voor:
fig. 1 twee phasen schakeling.

fig. 2 drie ” »

fig. 3 vier » »

fig. 4 twee poe Graetz schakeling.
fig. 5 drie A - e
fig. 6 vier . » ”

Betreffende de nomenclatuur heerscht geen eenheid; ons systeem geeft
aan, dat bij een n-phasige schakeling, de grondfrequentie van de rimpel
n x de netfrequentie bedraagt.

Doordat de gasgevulde gelijkrichtbuizen str
tieken hebben, die min of meer negatief kunnen zljn, dw z. dat bij
t de str erkte de spanning afi is het niet mogelijk

ze direct parallel te schakelen, omdat dan door een kleine onsym-

y! kteris-

metrie de volle belasting op een buis geconcentreerd zou worden.
Om hoogere spanningen te verkrijgen kan men een Graetz sehakeling

toepassen, waardoor men een h elijk: ing kan bereiken,
P gelyksy g

der dat het ingsverschil t hen kathode en anode in de

P

negatieve phase grooter wordt.

STURING VAN GASGEVULDE GELIJKRICHTBUIZEN, MET EEN

OF MEER ROOSTERS

Eenige der grootere gasgevulde gelijkrichtbuizen bezitten een chroom-

ijzeren ring, die aan een spanningsbron kan worden aangesloten en

in bepaalde gevallen ook niet aangesloten kan zijn. Het doel van deze
ring is tweeledig:

a) ter vergemakkelijking van de ontsteking van de buis, kan men
een constante synchrone wisselspanning op de ring aanbrengen,
zoodat deze dan als hulpanode dienst doet.

b) men kan een wisselspanning op de rmg aanbrengen, waarvan de
phase ten opzichte van de desp g regelb is. Hierdoor
ontstaat de mogelijkheid de door de gelijkrichter af te geven gelijk-
spanning te regelen, daar men het in de hand heeft de stroomdoor-

gang van de buis gedurende een grooter of kleiner deel van de
positieve halve golf van de despanning te doen p! ind

De belastingskring wordt dan ook gedurende een grooter of kleiner
=

deel van de positieve halve golf der
gevoed, d.w.z. dat de gemiddelde waarde van de gelijkrichterspan-
ning ook hooger of lager wordt. De ring doet dus in dat geval dienst

g door deze 1

als stuurroosterring.

FILTERS

Het is niet toelaatbaar bij gasgevulde gelijkrichtbuizen het filter met
een condensator te doen beginnen,
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SCHAKELINGSMOGELIJKHEDEN VAN GELIJKRICHTBUIZEN
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PHILIPS DC 1/50

DIODE

N
: PHIHH%EMISEIUN

Full wave high vacuum rectifying valve
Vollweg-Hochvakuumgleichrichterrshre
Tube redresseur & vide poussé biphasé
a— Dubbelfasige hoogvacuumgelijkrichtbuis

% Vélvula rectificadora de alto vacfo, bifésica

Cathode : Oxide coated, directly heated
Kathode: Oxyd, direkt geheizt

Cathode : Oxyd, & chauffage direct
Cathode : Oxyd, direct verhit
Cétodo : Oxido, caldeado directamente
VE oo oimdnim o mim xS e e A 22V
Wi oiooiioin o iiv onis ane o o ssatcll 4 A
NS s st lereits e, e A & gk X 3 X 1000 -V
VIOV o o ¢ o oo R ROk T « s+ ¢ % mMBX 2800 V
s old s 5wl v @ 4 w6 w elle s = max 2 x 37,5 mA
BRI va o Ml ) tac oo 8 v 8 R o4 ) 500 Ohm
ax63,
R
afl a2 .
€
8
)
S
AN
F Bp 1
36035
15/1-'42 7371/1
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DC 1 / 50 PHILIPS
DIODE
pmups%smssmn A4
Characteristics :
Kennlinien :
Caractéristiques : » Vo-Ia
Vo(v) . -
3000, oc¥o
2500 3 Vi ay
Vil 22
l .-
it Ia
2000 ta a
i, L &
3 1
1500
h: i == Vi =2x1000y
1000 & —— R
——— 2x800y
L\
500
% 20 w0 & Ia (nA) 80 -
39900
15/1-'42 73711



PHILIPS DC1/60

DIODE

o pmups%smssmu

Full wave high vacuum rectifying valve
Vollweg-Hochvakuumgleichrichterréhre
Tube redresseur & vide poussé biphasé
Dubbelfasige hoogvacuumgelijkrichtbuis
N Vélvula rectificadora de alto vacio, bifédsica

Cathode : Oxide coated, directly heated
Kathode: Oxyd, direkt geheiat
Cathode : Oxyde, & chauffage direct
Cathode : Oxyd, direct verhit

Cétodo : Oxido, caldeado directamente

W s 058 am® iy = 22V
BB o ainl o v b el i8S e 4 A
Wil 5 iR 30 a9 e s e e ST = max 2 x 1000
i RO S SEUY SRS ey o o ¢ = max 2800
7 R e o= o TR = max 2 x 37,5 mA
- ISR S e S s S IR < 500 Ohm
max63.5
y al . a2
o
t‘g
~ S
f T : 2
Jeo32
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DC 1/60 PHILIPS

DIODE

numps%mssmu (W

Characteristics @

K inien H
Caractéristiques : > Vo-Ia
Karakteristieken :
Caracteristicas :

a5 L
(]
3090 T ool
ERSERRSERS
b 5 BE @ as
2500 Vi a H
f NEHEEE ij
Vil % SREEEN
¢
P Vlc; Ta ||
|
1500
! |
— 1 3
S == u — Vl:?xﬂgopr
R EeEaanamacs 2x 500V
1000 = B 2800V
\
500
; s
O 20 40 60 Ia(mA] &
39901
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PHILIPS DCG 2/500

DIODE

& . puuws%smssmn

Half wave mercury vapour rectifying valve
Halbweg-Quecksilberdampf-Gleichrichterréhre
Tube redresseur & vapeur de mercure monophasé
Enkelfasige kwikdampgelijkrichtbuis
Vélvula rectificadora de vapor de mercurio, monofésica
Cathode : Oxide coated, directly heated
Kathode: Oxyd, direkt geheizt
Cathode : Oxide, & chauffage direct
Kathode : Oxyd, direct verhit
Cétodo : Oxido, caldeado directamente
W 2w wn w e m b wims v b ovw e 80 = 20V
Bliis o oo 5 mpgos o B oompr = 4 o B o ~ 45 A
Vinv (max 150 efsec) . . . . . . . . .. = max 6,3 kV
| N RS S i e ind [ = max 10A
BT o an i b ke B TR e E e el = max 250 mA
VATE 5i.s i 5 ®is 8§ v 85 5 @iw b o s R~ 13 V
o o o v v v wiiw » e s oo % ww w e = 20—70 °C g
BT e o e im B e S Waw 6 R R = 10—50 °C i
-
©
‘E
£\
“s0ss
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DCG 2/500 PHALIRS

DIODE

PHIlIPS%EMISSIUN
A4

Data at different circuits (see introduction page 0677/2)
Daten bei verschiedenen Schaltungen (nlehe die Einleitung Blatt 0677/2)
Données pour différents schémls (vou- mtroduct)on page 0677/2)
Gegevens bij verschillende sch blad 0677/2
Datos para diferentes montajes (vélu la mtroducelén pdguu 0677/2
Vi Vo Io Wo Wo’
Fig. max
=y v mA w w
1 2250 2000 500 1000 500
2 2550 3000 750 2250 750
3 2250 2850 1000 2840 710
4 4500 4000 500 2000 500
5 4500 6000 750 4500 750
6 4500 5700 1000 5680 710
15/1-"42 8471/1
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PHILIPS . DCG 3/3000

DIODE

~ pmms%emssmn

Half wave mercury vapour rectifying valve
Halbweg-Quecksilberdampf-Gleichrichterrohre
Tube redresseur & vapeur de mercure monophasé
Enkelfasige kwikdampgelijkrichtbuis
N Vélvula rectificadora de vapor de mercurio, monofésica
Cathode : Oxide coated, directly heated
Kathode: Oxyd, direkt geheizt
Cathode : Oxyde, a chauffage direct
Kathode: Oxyd, direct verhit
Cétodo : Oxido, caldeado directamente
L £ T SR P R Aot RPN (8 = 50 V
} ;R A S e RO RN e S AR e ~ 6,75 A
Vinv [tax 150 bffec) . . . . < . .. of . = max 7,5 kV
| TR SRR RIS S RSSO Ry S 18 9 = max 4,0 A
IS« o v owe o e ws v e s s s sifs & = max 1,0 A
i 77 O S | D & 16 V
BB s o b s e ok ge 5 alle = 20—65 °C
Rt R R AR TG e P = 10—40 °C
max56
N
i ]
>
o
IS
-
fof Foaaet
38167 39597
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DCG 3/3000 . PHILIPS

DIODE
pumps%wssmu
Data at different circuits (see introduction page 0677/2)
Daten bei verschiedenen Schaltungen (siehe die Einleitung Blatt 0677/2)
Données pour différents schémas (voir mtroductlon _page 0677/2)
Gegevens bij verschillende schakeli (zie blad 0677/2)
Datos para diferentes montajes (vease la introduccién pégina 0677/2)
Vi Vo Io Wo Wo’
Fig. max.
kV kV A kW kW
1 2,65 2,4 2,0 4,8 2,4
2 3,1 3,6 3,0 10,8 3,6
3 2,6 3,3 4,0 13,2 3,3
4 5,3 4,8 2,0 9,6 2.4
5 5,3 7,1 3,0 21,3 3,55
6 5,3 6,6 4,0 26,4 3,3
15/1-"42 8551/1
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PHILIPS DCG 4/1000

DIODE

e PHIlIPS%EHISSlUI

Half wave mercury vapour rectifying valve
Halbweg-Quecksilberdampf-Gleichrichterrihre

Tube redresseur & vapeur de mercure monophasé
Enkelfasige kwikdampgelijkrichtbuis

P Vélvula rectificadora de vapor de mercurio, monofésica

Cathode : Oxide coated directly heated
Kathode: Oxyd, direkt geheizt
Cathode : Oxyde, & chauffage direct
Kathode: Oxyd, direct verhit

Cétodo : Oxido, caldeado directamente

(i R T o S SR SR A, = 25 V
LS e % s b o o e ek A 48 A
Vinv (max 150 ¢/sec) . . . . . .. ... = max 10 kV
IBP o vvonin v o dnin ot mon oo = max 1,0 A
KRG 2 5 e BT e T a ol o Te Rl = max 0,25 A
WO b & hk b s me o e el A~ 16 V
R R R R - 20—65 °C
Maw s o velawddon wrsvee s S = 10—40 °C
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DCG 4/1000 PHILIPS

DIODE

PHHIFE%EMISSIUN w

Data at different circuits (see introduction page 0677/2)
Daten bei verschiedenen Schaltungen (siehe die Einleitung Blatt 0677/2)
Données pour différents schémas (voir introduction page 0677/2)
Gegevens bij verschillende schakelingen (zie inleiding blad 0677/2)
Datos para diferentes montajes (véase la introduccién pégina 0677/2)
Vi Vo Io Wo Wo’
Fig. max
kV kV mA w w
1 3,5 3,15 500 1580 790
2 4,1 4,8 750 3600 1200
3 3,5 4,5 1000 4480 1120
4 7,0 6,3 500 3160 790
5 7,0 9,6 750 7200 1200
6 7,0 9,0 1000 8960 1120
15/1-'42 8501/1
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PHILIPS
DIODE

PHIlIPS%EMISSIﬂN

Half wave mer

cury vapour rectifying valve
Halbweg-Quecksilberdampf-Gleichrichterrihre
Tube redresseur & vapeur de mercure monophasé

Enkelfasige kwikdampgelijkrichtbuis

Viélvula rectificadora de vapor de mercurio, monofésica

Cathode : Oxide coated, directly heated

Kathode: Oxyd, direkt geheizt

Cathode : Oxyde, a chauffage direct
Kathode : Oxyd, direct verhit

DCG 5/30

Cétodo : Oxido, caldeado directamente

e TR T 2 MR B R s e 50V
LR B o e e THUER iy T g (f T 31 A
Vinv (max 150 cfsec) . « « » + + o . .+ ... = max 13 kV
T TR N i O, PSSP (o P | (e max, 25 A
e e e s W o 4o simbe o s max. 6 A
VAIO o civ o v o ol e niizi € bt nanly e & /=Y
| IR SRR g A b T WS TR BT BB SR 8T 10—40 °C
VE oo v ufoin st e b Bis ki A ek 15200 ¥

a
g

SR )

25377
1/10-'43 8651/1



DCG 5/30 PHILIPS

DIODE
PHIlIFS%EMISSIﬂI

Data for dxﬂ'mnt cmmn (m introduction leaf 0677/2)
Daten bei (siehe die Einlei Blatt 0677/2)

Données pour différents schémas (vou' mtroducnon feuille 0677/2)
Gegevens bij verschillende schakeli (zie inleiding blad 0677/2)
Datos para diferentes montajes (véase la introduccién hoja 0677/2)

. Io .

Fig. Vi Vo tak Wo Wo
kV kV A 134 kW

1 4,55 4,15 12 49,8 249
2 5,35 6,25 18 112,5 37,5
3 4.55 5,80 24 139,2 3438
4 9,10 8,30 12 99,6 249
5 9,10 12,50 18 225,0 37,5
6 9,10 11,60 24 278,4 34,8

Ignition characteristic at

Ziindcharakteristik bei

Caractéristique d’amorgage pour t = 31°C
Ontstekingskarakteristiek bij

Caracteristica de encebado para

i) 25983
e [ [ 2 ’;'% | —

1/10-43 8651/1



RERIATY D DCG 5/2500

DIODE

& PHIlIPS%EMISSIUN

Half wave mercury vapour rectifying valve
Halbweg-Quecksilberdampf-Gleichrichterrohre

- Tube redresseur & vapeur de mercure monophasé
Enkelfasige kwikdampgelijkrichtbuis

Vélvula rectificadora de vapor de mercurio, monofésica

Cathode : Oxide coated, directly heated
Kathode: Oxyd, direkt geheizt
Cathode : Oxyde, a chauffage direct
Kathode : Oxyd, direct verhit

Cédtodo : Oxido, caldeado directamente

PE G B e B A i T R e B el = 50 V
Mol e B S ous 0o E B e e ~ 10

Vinv (max 150 ofsec) . . . . . ... .. = max 12 kV
IR o o o w's w o ey nd W b W e e = max 25 A
TR 0 @ o o wape e w e by ity st S suil = max 0,5 A
WETE o 5 i v oaois e i e maien Cege e o« o b N 16 V
TR R R S TR S RO R SR = 20—65 °C
s 3w e ox Talw SERETSPRRTA = 10—40 °C

15/1-'42 8541/1



DCG 5/2500

pumps%mssm

Data at different circuits (see introduction page 0677/2
Daten bei verschiedenen Schaltungen (siehe die Einleitung Blatt 0677/2)
Données pour différents schémas (voir mtroduchon page 0677/2)

PHILIPS
DIODE

Gegevens bij verschillende schakeli (zie inl blad 0677/2)
Datos para diferentes montajes (véase la introduccién pégina 0677/2)
Vi Vo To Wo Wo'
Fig max
kV kV A kW kW
1 4,2 3,8 1,0 3,80 1,90
2 4,9 5,8 1,5 8,70 2,90
3 4,2 5.4 2.0 10,80 2,70
4 8,4 7,6 1,0 7,60 1,90
5 8,4 11,6 1,5 17,40 2,90
6 8,4 10,8 2,0 21,60 2,70
Ignition characteristic at
Ziindcharakteristik bei
Caractéristique d’amorgage pour t = 33°C
Ontstekingskarakteristiek bij
Caracterfistica de encebado para
25388 i)
AY
3000
| Eror== 2 S 0
-30 -20 -0

16/1-42

8541/1
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PHILIPS DCG 9/20

DIODE

8 . PHIUPS%EMISS!UH

Half wave mercury va rectifying valve
Hnlbweg-Qneehﬂbudn‘:;Gleiehdnhtmhu

Tube redresseur & vapeur de mercure monophasé
Enkelfasige kwikdampgelijkrichtbuis

™\ Vélvula rectificadora de vapor de mercurio, monofésica

Cathode : Oxide coated, directly heated
Kathode: Oxyd, direkt geheist
Cathode : Oxyde, & chauffage direct
Kathode : Oxyd. direct verhit

Cétodo : Oxido, caldeado directamenta

), (S N P S T = 50V
| (e D RN e S v 125 A
Vinv (max 150 ¢/sec) . . . . . . . . . . . = max 21 kV
T B I T R et = S = max 10 A
B 50T o @ B P e W e @ = max 25A
WS .« osn b= nmn s e v s ~ 15 V
Retal ool 00wl Celes B ey e e Bih e = 20—65 °C
(ARt A SRt i ey = 10—40 °C
max66

QD
max 361

IO
66

J8o38

151242 8631/1



DCG 9/20

a1

[ ——— FHIlIFS%EHISSIﬂN

Data at different circuits (see introduction page 0677/2)
Daten bei verschiedenen Schaltungen (siehe die Einleitung Blatt 0677/2)
Données pour différents schémas (voir mtroductum page 0677/2)

Gegevens bij verschillende zie i

PHILIPS
DIODE

( blad 0677/2)
Datos para diferentes montajes (véase ia introduccién pégina 0677/2)

Vi Vo Io Wo Wo’
Fig. max

KV kv A kW kW
1 74 6,7 5,0 35,5 16,7
2 8,6 10,0 75 75,0 25,0
3 7,4 94 10,0 94,0 23,5
4 14,8 13,4 5,0 67,0 16,7
5 14,8 20,0 75 150,0 25,0
6 14,8 18,8 10,0 188,0 23,5

15/1-42

8631/1
K 833
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PHILIPS DE Z/zw

DIODE
PHIHPS%EMISSIUN

)\

Full wave high vacuum rectifying valve
Vollweg-Hochvakuumgleichrichterréhre
Tube redresseur a vide poussé biphasé
Dubbelfasige hoogvacuumgelijkrichtbuis
N\ Vélvula rectificadora de alto vacio, bifésica

Cathode: Indirectly heated
Kathode: Indirekt geheizt
Cathode : A chauffage indirect
Kathode : Indirekt verhit

Cétodo : Caldeado indirectamente

VA ol Briath o o) ba@a ] i = 4,0V

) 3_ratre) e S Y A - e 4 A

WL S s fl v oo o e temindl ) s b SR = max 2 x 2000 V

<) LAt Rr RSty SRR ER S R = max 5000 V

7 SEEA R R & TR TR (e == Imax 2 x 50 mA

RE el ot o 0 Sai e srepiemants e A 500 Obm
L max7zs

N af a2 ’

g
A 1
B kif==f '

F3074

15/1742 7436/1



DE 2/200 PHILIPS

DIODE

pumps%tmssmu .

Characteristics :
Kennlinien $
Vo-Ia

Caractéristiques :
Karakteristieken :
Caracterfsticas  :
\ " g
¥eofl)
30005 77305 T H T
'[ : T
! I !
f 1]
| v ay
T
| Vi a
bt
Vo
2500 = L\JUUlgt FHH
N r + 8
i 4
N /Qe*,&esy
2000 : s
2,
4’/% >
] S v
1500 \-/
7] 20 40 60 80 EmA) 100
39905
15/1-42 7436/1
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PHILIPS MA 12/15

TRIODE

; PHIHFE%EMISS!UN

Use: Modulator, H.F. and L.F. amplifier (watercooled)
Verwendung: Modulator, H.F. und N.F. Verstiirker (wassergekiihlt)
Utilisation: Modulateur, amplificateur H.F. et B.F. (refroidi par eau)
Gebruikswijze: Modul H.F. en L.F. versterker (watergekoeld)

N\ Empl Modulador, amplificador de A.F. y B.F. (refrigerado
r

Cathode : Tungsten e

Kathode : Wolfram

Cathode : Tungsténe

Kathode : Wolfram

Cétodo : Tungsteno
M v s s s an s s e = 21,5 V
Bacoosobnvmdsemtnsilhs ~ W A
I8 Joo w et Sioe e el loteterier woaivioe wei e ~~ 5 1Y N
b IR R AR AP s R i | = max. 12 kV
WRDES ae o 1% s e w0 0 Bis = max. 15 kW o .
WL via o oo vipie o m oo pryiflie - 18 kW =7 &)
(TR Rv T O e S SR R S e () R 14 /7 ) (/{'/AI'
SHaml5A). « « s e oo s 000 A R 7,5 mA[V
Ol v 5 v « ovie viw s s wiviei s e = 2,5 pF
CIg ¢ s oo s v s s s s o svnsoinde = 21,2 pF
Cag o o v 0 v v v e DR SEt b 15 = 30,5 pF

15 m 20 12 kV | 10 kV

Vol. aq. 20 1/min.

T,—T, = 14° C
T, max = 60° C
-
a
g
_—
k=t

15/9-'40 1621/1



MA 12/15 PHILIPS

TRIODE
PHILIPS%EH!SSIU! o
Characteristics :
Kennlinien 3
Caractéristiques : > Ia-Va; Ig-Va
Karakteristieken :
Caracterfsticas
\ 4
AY
)
Ja(mA &
M‘l 12/15
i i J}
g8/l
60001
i S
i
]
5000FH4 fN
/ Ig(m4)
7
4000+ / 2000
1
:E ji’ 7 rimmy
3000 7 S 1500
b ¢ =
i
o / :
2000 = 1000
/ A 4
/
7
© 7
10001H/REA 500
v EE
hZd
o0 - o’
OF @ anran 4 v, ”. i i i
0 5000 10000 | 15000 | 20000 ValV)
364953
15/9-40 1621/1



BELLERS MA 12/15

TRIODE

& PHIlIPS%EMISSlUN

L.F. class A amplification
N.F. klasse A Verstirkung
B.F. classe A amplification
N L.F. klasse A versterking
B.F. clase A amplificacién
Va 12 10,6 kV
Vg ~ — 580 ~ — 475 v
Ia (Vgp = 0) 1,0 1,14 A
Ia (Vgp = max. 1,02 1,16 A
Ig (Vgp = max. 0 0 A
Vgp ~ 580 ~ 475 i,
Wi 12,25 12,3 kW
Wa 10,3 9,6 kW
Wo 1,95 8)F) 2,73)8) | kW
Ra 15000 2) 5370%) ohm
7 9 22 %
\\ |
L.F. class B amplification (two valves)
N.F. Klasse B Verstirkung (zwei Réhren)
B.F. classe B amplification (deux tubes)
L.F. klasse B versterking (twee buizen)
B.F. clase B amplificacién (dos vélvulas)
Va 12 kV
Vg ~ =700 6
Ia (Vgp = 0) 0,8 A
Ia (Vgp = max.)) 5,34 A
Ig (Vgp = max.) A~ 0,56 A
Vgp ~ - 1600 ¥
™ Veg'p 3200 v
Wi 64 kW
Wa 2x11 kW
Wif ~ 900 w
Wo 425) kW
Ra 1200 ohm
Raa 4800 ohm
~
7 65,6 %

1/10-’43 1621/2



MA 12/15 PHILIPS

TRIODE
PHIlIPS%EM‘SSIﬂN

H.F. class C telegraphy H.F. class B telephony
H.F. Klasse C Telegraphie H.F. Klasse B Telephonie
HL.F. classe C télégraphie H.F. classe B téléphonie
H
A

H.F. klasse C telegrafie .F. klasse B telefonie
ALF. clase C telegraffa .F. clase B telefonfa

A 15 15 m A 15 15 m
Va 12 10 kV Va 12 10 kV
Vg ~—1000 |~ — 800 v Vg ~—1700 |~ —575 v
Ia 2,5! 251 A Ia 1,5 15| A
Ig A~ 375 |~ 380 |mA Ig ~ 160') |~ 2501!)|mA
Vgp |~ 2200 |~ 2000 v Vegp |~ 780 |~ 750 v
Whi |~ 825 |~ 760 | W Whi |~ 250Y)|~ 3751)| W
Wi 30 25 |kW Wi 18 15 |kW
Wa 10 9 kW Wa 13,5 11,3 | kW
Wo 20*) 16*) | kW Wo 4,5%) 3,7 | kW
l 67 64 | % % 25 24,5 | %

F. class C anode modulation
.F. Klasse C Anodenmodulation
F.
F.

.F. clase C modulacién de énodo

A 15 15 m
Va 10 8 kV
Vg ~—1350 |~—1200 N
Ia 1,4 14| A
Ig ~ 500 |~ , 500 |mA
Vgp 2600 |~ 2400 v
Whf |~ 1300 |~ 1200 | W
Wmod|a 17 |~ 56 | W
Wi ~ 14 11,2 | kW
Wa 4,5 3,7 | kW
Wo 9,5* 7,5 | kW
7 68 67 | %

1/10-43 *) vide pag. 0633/2 1621/2



ek MA 12/15

15/9-'40

-
pumns%smssmu
Characteristics : L.F.class B amplification (one valve)
Kennlinien : N.F.Klasse B Verstirkung (eine Rohre)
Caractéristiques : B.F.classe B amplification (un tube)
= Karakteristicken: B.F.klasse B versterking (een buis)
Caracterfsticas : B.F.clase B amplificacién (una vélvula)
Wa
wo W)
e T of%)
e
BREA) Wo 480
- Va =f2kV
Vg =-700V Zn-H
Ra=120001 r‘m
151 Raa=4800.00
=~
1 & &5
[
F
= 20
0. = 110
112001+ 4001600 - 800 -+ 1000+ 1200111400 1-1600
V) T
la
iy
29} Va o i2kd
==700V
0 Ra=120000
S 20FHHHH A 42002
I
[
"51 nw
:r
10} s
:
™ 05, = ad
o
0 I Y o

1621/3



MAIZ/IS PHILIPS

TRIODE
PHIlIPS%EMIESIUN

Characteristics H.F. class B telephony
Kennlinien H.F. Klasse B Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B téléphonie
Karakteristieken : H.F. klasse B telefonie
Caracterfsticas A.F. clase B telefonia
A:15 m
Wa
Wa (i)
fol
I 5]
20 - o
A
= 7
15
10 %
y
S~
0 ot
i S60 1066 500 V{2000
Ial4) Tt (4)
3 3 30
I V.4 v
7 us P
2 - 20
7
l’ 4,
7 A \
A
‘1/ vd Ig(,nA)
I
11 v 10 500
/
572 250
A
T ]
0 P 1 ‘ = 0
0 500 1000 1500 Ygn(v) 2000
J6608

15/9-40 1621/3



PHILIPS MC 1/50

TRIODE

—

=

PHIUPS%EMISSIDN

Use : Oscillaror, H.F. amplifier
Modulator, L.F. amplifier
Verwendung : Oszillator, Hochfrequenzverstirker
Modul Niederfy S
Utilisation  : Oscillateur, lmpliﬁcnt:ur HF.
Modulateur, amplificateur B.F.
Gebruikswijze : Oscillator, hoogfrequentversterker
Modulator, laagfrequentversterker
Empleo : Oscilador, amplificador de A.F.
Modulador, amplificador de B.F.
Cathode : Oxide, directly heated
Kathode: Oxyd, direkt geheizt
Cathode : Oxyde, & chauffage direct
Kathode: Oxyd, direct verhit
Cétodo : Oxido, caldeado directamente
N ot (o o G ey o) tai (o atd oo m 10,0 V
If o sivrune o o e el e eriema e RS 1,1 A
T8 3 w0 SieIREe s SRS e o L1A
(GRS PESC ;S R « « s = max1000 V
Wassite s oo ot @ ia o 403 4 mmax B W
Wats v o o v v 5s s * .. o 4. = 100 W
Boas v o abpetie b BameLie e o« 8. A 10
S(Iane T5mA). ¢ e 0 ¢ o o v e N 4 mAfV
IR o6 6o oo, s T e o e+ . = max 175 mA
Caf o o' o eadmt o wonTwe N 5.4 pF
Bl icdiie e o v misieBe = B 9,2 pF
(17 Bt S SR S “ 4. R 9,6 pF
max.5!
= g
g
=7
45
23724
15/1-"42 1371/1

K 833
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MC 1/50 PHILIPS

TRIODE

PHIHH%EMISSIHN -

Characteristies :
Kennlinien 3 ?
Caractéristiques : ,» Ia-Va
Karakteristieken:
Caracterfsticas : s
Ta(mA) 34573
! M Y50
1100
1000
900
N\
800, 2
\ =
700 f {k
HAT e
60011/ &
inEyanmn amaiis
y N
500 / O
7 / 7Y
/ ETrT
400 y FH /&{Ir
JLT 4 4 4 ‘f,{ -
: / 2\
4 dumuy Ny
P '/ i 4 /lﬁ_ A\
/ ’pr__
AT S e
A y /
4 1
1 LA A 4 }g—‘
r‘ r' /. 4 B ™~
'4 — /1 V. 4', v\
4]
0 3 7500 1000 1500 Va(v] 2000

15/1-*42 1371/1
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PHILIPS MC 1/50
TRIODE

pumps%zmssmu

LF class A amplification

NF Klasse A Verstiirkung

BF classe A amplification

LF klasse A versterking

BF clase A amplificacién
Va 1000 A4
Vg ~— 80 v
Ia (Vg~ = 0) 75 mA
Ia (Vg~ = max 71 mA
Ig (Vg~ = max 0 mA
Vg~ ~N 80 v
Wi 77 w
Wa 55 w
Wo 223)%) w
Ra 78003) Ohm
3 28,5 %
LF class B amplification (two valves)
NF Klasse B Verstirkung (azwei Réhren)
BF classe B amplification (deux tubes)
LF klasse B versterking (twee buizen)
BF clase B amplificacién (dos vélvulas)
Va 1000 v
Vg —100 v
Ia (Vg~ = 0) 26 mA
Ia (Vg~ = max 312 mA
Ig (Vg~ = max 17 mA
Vg~ ~ 180 6 4
Vgg~ ~ 360 v
Wi 312 W
Wa 2x58 w
Wg 3 W
Wo 196 ) w
Ra 1600 Ohm
Raa 6400 Ohm
7 62,8 %

15/3-’41 137172



MC 1/50 PHILIPS

TRIODE
pwiLis 5 phssion

HF class C  telegraphy HF class B  telephony
HF Klasse C  Telegraphie HF Klasse B Telephonie
HF classe C télégraphie HF classe B  téléphonie
HF klasse C telegrafie HF klasse B telefonie
AF clase C telegrafia AF clase B telefonia

A 150 m i 150 m
Va 1000 2 4 Va 1000 24
Vg A2 — 260 v Vg A — 105 v
Ia 157 mA Ia 102 mA
Ig ~ 125 mA Ig ~ 221) mA
Vg~ | & 360 v Vg~ | & 110 v
Whf | ~ 4,5 w Whi | ~ 51) w
Wi 157 w Wi 102 w
Wa 60 w Wa 3 w
Wo 97%) w Wo 29¢) w
7 62 % ] 28 %

HF class C anode modulation
HF Klasse C Anodenmodulation
HF classe C modulation d’anode
HF klasse C anodemodulatie

AL clase C modulacién de énodo

5 150 m

Va 1000

Vg ~— 240 Y
Ta 125 mA
Ig ~ 11,5 mA
Vg~ ~ 330 v
Whi A 3,8 W
Wif ~ 63?) w
Wi 125 W
Wa 45 W
Wo 80%) w
7 64 %

15/3-41 *) vide pag. 0633/2 1371/2



PHILIPS

MC 1/50

TRIODE
.
pnnws%&mssmn
Characteristics L.F, B, amplification (one valve)
Kennlinien N.F. Klasse B, Verstirkung (eine Réhre)
Caractéristiques : B.F. classe B, amplification (un tube)
P Karakteristicken: L.F. klasse B, versterking een buis)
/ Caracterfsticas B.F. B, amplificacién (una vélvula)
Wa
wo(#) (%)
100 T
-
v
bl )
€= Va=1000V .4 o
Vg=—100V % /
Ra=160012 =
Raq =6400.00 50
Ep=s
25| s 25
1
- i~
=
o 0
10 1150 - Vaa[Y)
BimA) V.4
JaimA) /
= Va=1000V g
Vg=~100V o%
Ig(mA) Ra=160011 Y Ia
0 Rag= 64000 Py 4
.4
75 75| 3
P # 9
5 = 7 418853
/
l'
25 P 1
Vo 7
= {
0 0 0
o 50 100 150 voV)
50482
15/1-°40

1371/3



MC 1/50 PHILIPS

TRIODE
pumps%emssmn »
Characteristics H.F. class B, telephony
Kennlinien : H.F. Klasse B, Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B, téléphonie
Karakteristicken: H.F. klasse B, telefonie
Caracterfsticas A.F. clase B, telefonfa
A
Wa i
M(w) ¢+ hm 150 ’I(%)
N
100 = 7 100
Va=1000V - / ~
= Vg=—105V IE p =
i Wo
|
50 - ¥ L e e LTI
P i = = ]
s g
25 i 25
= t
7 > T
— = =
; T ol 1200]
50 100 150 YoV} 200]
m4) Entlm
300 600
7
= 7 500
Ig(m#) Va=1000V A bant
Vg=—105V.
20 200 o
M P
{ A B
300 L
y4AER|
10 100 ; A1]200
7 ; !‘ 4 b—r_‘
1 4
100
A \
0 oIl 4 0
0 50 100 150 Vgoly) 200
25714

15/1-"40 13713



PHILIPS
TRIODE

7~

MC 1/60

PHIHPS%EHISS!HN

Use : Modulator, L.F. amplifier
Ver dung : Modul .F. Verstiirker
Utilisation : Modulateur, amplificateur B.F.
Gebruikswijze : Modul laagf k
PN o
# Empleo : Modulador, amplificador de B.F.
Cathode : oxide coated, directly heated
Kathode: Oxyd-Kathode, direkt geheizt
Cathode : cathode a oxyde, & chauffage direct
Kathode: oxyd-kathode, direct verhit
Cétodo : cétodo de 6xido, caldeado directamente
vE S R A e R U 4,0 V
L A RO R R R e 33 A
Is . eigi s o 5 B[ e el # 5 4 8 e Lo E-TRg 1,3 A
Va ST R ) oo oo e = max1000 V
Wa W1 6, ko 6 beyieeel migl  itan o SRR (TR N
Wat . S R SR TSI B i = 100 W
©w ST I SRR S s . 12,5
S (Ia SmA). . . . .. R e 6,0 mA/V
Caf R T e B s IOIATE: n A s bR 4,3 pF
Bg o s ile slv s b kv el v s o B R . A~ 11,0 pF
CAL 2 « o e v v s s o sleiv o e v ol B 15,3 pF
Ik e ek e e mcetel okl AR R RS 2001 IRE
\as
max5f
—
I 3
P )
g H 3
.|
Ve .
| 3 ]
P f f
7 y [ N
J4a603
15/1-’40 1381/1



MC 1/60 PHILIPS

TRIODE

FHIllPS%EMISSIﬂN -

Characteristics @ ?
Kennlinien 3
Caractéristiques : > Ia-Va
Karakteristieken :
Caracteristicas :
W
N
IafmA) § 25689
LS
5@—-9? ! T TMC 1750 =
fHs
I
Y
]
[ IR
| [ | J1 1y
400y TiEE
/]
] a3
I A RIT
J l‘ Y
I Ji J I%._
I 7 §
300, 1 Fi A
/ I 5
7/ JI17
J l’ 1 s
A R (SIS IRHY
J
i 1 i 1 §
i LA
Ji Ji
frif / S
] / I ;8
1 / /! a
[ ITiEV /! S
| HERGEE
lI 1 / / i /] J ::: o
8
/ y Ry / 7 i T8 o
/ / S
A1 8
f / / 18
4 / N
HA / ANVEY, 2 P WY
0 7 7 e A =]
0 500 1000 1500 Va(V)

15/1-40 1381/1



PHILIPS MC 1/60

TRIODE

® punws%smssmu

LF class A amplification
NF Klasse A Verstirkung
BF classe A amplification
PN LF klasse A versterking

BF clase A amplificacién

Va 1000 v
Vg ~— 64 v
Ia (Vg~ = 0) 75 mA
Ia (Vg~ = max 1.5 mA
Ig (Vg~ = max 0 mA
Vg~ ~ 64 v
Wi 11,5 w
Wa 55,2 w
Wo 22,33)%) w
Ra 9000 %) Obm
7 28,8 %

LF class B amplification (two valves)
NF Klasse B Verstirkung (zwei Réhren)
BF classe B amplification (deux tubes)
LF klasse B versterking (twee buizen)
BF clase B amplificacién (dos vélvulas)

Va 1000 v
Vg ~— 80 v
Ia (Vg~ = 0) 36 mA
Ia (Vg~ = max 312 mA
Ig (Vg~ = max)| =~ 26 mA
Vg~ ~ 140 v
—— Veg~ ~ 280 v
Wi 312 w
Wa 2x54 w
Wg T w
Wo 204%) w
Ra 1700 Obm
Raa 6800 Ohm
o
7 65,4 %

15/1-’40 1381/2



MC 1/60

PHILIPS
TRIODF

PHIllPS%EMISSIUH

Characteristics L.F. class B, amplification :one valve)
Kennlinien N.F. KlasseB, Verstirkung (eine Réhre)
Caractéristiques : B.F. classe B, amplification (un tube)
Karakteristieken: L.F. klasse B, versterking (een buis)
Caracteristicas B.F. clase B, amplificacién (una vélvula)
Wa
wo) (%)
’“FE@ TTTT1 T u
T wo
i I R A8
Va <1000V {
75| Vg =—80V - 75
Ra=170011 /
Raa =6800.10 # T
7 4 Wa S0
P 7
o
o] B B 25
0| 0
50 400 eV
125 i V.|
= Va=1000V / E p(%)
= - 80V
b(mA) /‘?’Z-lmﬂ
20 Raa=68001 4
SN 4
7
i
15 75 a 3
ra \\
10 /l N / 2
V
> 4 (l 2
5 2541 1
0 o0 % o
o 50 100 150 Vg[V)
0479
15/1-"40

138172

-4



PHILIPS
TRIODE

MC 2/200

—
pnnws%&mssmu
Use : Modulator, H.F. and L.F. amplifier
Verwendung : Modulator, H.F. und N.F. Verstirker
Utilisation : Modulateur, amplificateur H.F. et B.F.
Gebruikswijze: Modulator, H.F. en L.F. versterker
P Empleo : Modulador, amplificador de A.F. y B.F.
Cathode : Oxide-coated, directly heated
Kathode : Oxyd, direkt geheizt
Cathode : Oxyde, & chauffage direct
Kathode : Oxyd, direct verhit
Cétodo : Oxido, caldeado directamente
Y o ovionowd @ e s se 8 e s sl R = 1,0V
B0 il e s, ce o s o @ e e gt e ] 2,5 A
N L P EET YT =8 e 2,5 A
b T B N Tt o = max 250 W
WEBE: o s v v 5, os e s b e bow sl . == 300 W
R NT s o A 15
S (Va = 2000 V; Ia = 100 mA) . . . . . . ~ 6,0 mA/V
Gl v s o eine 8 AT % e e ol e ~ 1,2 pF
CIE o5t a5 0 Boee e T st sl ~ 21 pF
G v e v 5 s KRl A steh el 4 3 16 pF
| T A ML SR e = max 400 mA
Va
A MHz =t &
15 m 20 2000 V
™
a S
' g
g
e
N g 4
<0839
15/1.742 143171



MC 2/200 PHILIPS

TRIODE
PHIHPS%EMISSIUN
L 4
Characteristics :
inien $
Caractéristiques : Ia-Va
Karakteristieken :
Caracteristicas :
L 4
.IaﬁnA) 21874
MC 2/200"
N
Q
i
1250 SRR
T Q
TS
1 N
Jivii ! ]/ QT
1 Wy
1 / v
il i J / H
1000 {111 / S
/i / /
I’ / / f J I_‘§
Jiviv I a
I I [ ] ! @
]/ / / / /| T /
lIII / vy iy / @L
750 1 171 )"+
/ /! N
117 AW Y AW S
/ Vi /| / / s~
7 Jr T
__‘II / 7/ I y Il 7 / y / T(%
A VAW Sy I Ay N
A Vi ar g Vi ariw ari
500 i i A/ A7 AT
Vi /4 / /l_}_
/ / /! 4 X
1Ay FAW EVAW @Yiw &V rs
1 I\/ I/ / yiWav L e aEw
5 77 7 @3\ ] W
\ / /| N
/ Y iy e VWAV /_I‘ij
e / £ / I/ / /l / l/“‘9 Y
/ r yavi Vas Il / / / 4 +“g
4 7/ / / /4*9*
£ / L £ A V. /
Ari Ay, ALY, A ? o /’l \l
7 A A A A A A A A A A ,’fp | N—
0 A , A AT A
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Va(v)
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MC 2/200

PHILIPS
TRIODE
-
pnmus%smssmn
L.F. class A amplification
N.F. Klasse A Verstirkung
B.F. classe A amplification
™ L.F. klasse A versterking
B.F. clase A amplificacién
Va 2000 v
Vg ~ — 103 v
Ia (Vgp = 0) 125 mA
Ia (Vgp = mnx.{ 129 mA
Ig (Vgp = max.) 0 mA
Vep ~ 103 v
Wi 258 w
Wa 184 w
Wo 74 3) %) w
Ra 10000 %) ohm
7 28,7 %
L.F. class B amplification (two valves)
N.F. Klasse B Verstirkung (zwei Réhren)
H.F. classe B amplification (deux tubes)
L.F. klasse B versterking (twee buizen)
B.F. clase B amplificacién (dos vélvulas)
Va 2000 v
Vg ~ — 120 v
Ia (Vgp = 0) 80 mA
Ia (Vgp = max. 612 mA
Ig (Vgp = max. A 86 mA
Vgp ~ 210 v
£ Veg'p ~ 420 v
Wi 1224 w
Wa 2x224 W
Wif ~ 18 w
Wo 776 %) w
Ra 1650 ohm
Raa 6600 ohm
5,
7 63,5 %

1/10-43
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MC 2/200

PHILIPS

1/10-'43

%) vide pag. 0633/2

1431/2

TRIODE
prem e emer . [ {1105 EMISSION
o’
H.F. class  C telegraphy H.F. class B telephony
H.F. Klasse C Telegraphie H.F. Klasse B Telephonie
H.F. classe C télégraphie H.F. classe B téléphonie
H.F. klasse C telegrafie H.F. klasse B telefonie
AF. clase C telegrafia A.F. clase B telefonia W/
i >15m|>15m A >15m|>15m
Va 2000 1500 | V Va 2000 1500 | V
Vg |~ —275 |~—200 | V Vg |&~—110 |~-75 | V
Ia 350 350 |mA Ia 190 235 |mA
Ig Y 45 |~ 45 |mA Ig A 50Y)|l~ 60')mA
Vgp | 450 |~ 350 | V Vgp | 120 |~ 110 | V
Whf |~ 20 |~ 16 | W Whi |~ 12l)|~ 131)| W
Wi 700 525 | W Wi 380 350 | W
Wa 200 175 | W Wa 250 240 | W
Wo 500% 350*%) W Wo 130%) 110*%)| W
9y g & 67 | % n 34 31 1%
H.F. class C anode modulation
H.F. Klasse C Anodenmodulation
H.F. classe C modulation d’anode
H.F. klasse C anodemodulatie
A.F. clase C modulacién de énodo
i > 15 m > 15 m
Va 2000 1500 L 4
Vg ~ —375 ~ — 300 v
Ia 195 185 mA
Ig ~~ 30 ~ 35 mA
Vg~ ~ 525 ~ 485 v et
Whi ~ 16 ~ 16 W
Wmod 195 %) 140 %) w
Wi 390 280 w
Wa 100 80 w
Wo 290 *) 200 *) w
7 74 71 % {



PHILIPS MC 2/200 |

TRIODE

-~ puuw.s%&mssmn

Characteristics: L.F. class B amplification
Kennlinien: N.F. Klasse B Verstir!
Caractéristiques: B.F. classe B amplification
Karakteristieken: L.F. klasse B versterking
~ Caracterfsticas: B.F. clase B amplificacién
one valve — eine Réhre — un tube — één buis — una vélvula

Wa
wo ) )
oy %
Vg ==120V i )
Ra =1650.01 !
Raa=6600.0. 1
30 60
50
Wa
200 40
30
A
10 o 20
» 1
10 ;
Pia iL
o vau(V) 1
} } Ia
T Va = v ]
Vg =120V ! 'y
=1650.0
R eson Ty (%)
200 4 4w
A [
3 30
D
100 2
i 1 ©
= 1
o p R l, I o
0 50 100 150 200 vgn(V) 250
30480
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MC 2/200 PHILIPS
; TRIODE
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W/
Characteristics H.F. class B telephony
Kennlinien H.F. Klasse B Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B téléphonie
Karakteiistieken : H.F. klasse B telefonie
Caracterfsticas A.F. clase B telefonfa
i 15
:>15m
m(W) 2487e
me %/200
600 Wol
Va=2000V
Vg=—110V
4 7
200 . = == e 1
= 1
50 100 1! 200 1+ Vg V
!
Tim# P fant(4)
Va=2000V dEEiEac:
300, Vo=-110V o =t H1S
200 f 10 ,
. | %
n b4
1@ 0.5
i
g H
u W
7] 10
0 50 100 150 200 Vgn(V) 250
15/1-42 1431/3
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PHILIPS MC 2/200
TRIODE
~
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Characteristics H.F. B telephony
Kennlinien H.F. Klasse B Telephonie
Caractéristiques H.F. classe B téléphonie
A Karakteristieken : H.F. klasse B telefonie
Caracterfsticas AF. clase B telefonfa
A s dam 15
&(W) bt 24876
7o :
1
600
W]
Va=2000V Palinn
Vg=—110V
400
! rd
200 Zaaas a Lchy
|
! & 1
0
50 100 150 200 11+ Vgu V
olmA A ta)
a1
Va=2000V ArHHH
300, Vg=-110V Tant S
200
- 10
i
100 0.5
N E : o
T
0 = 0
0 50 100 150 200 vgn(v) 250
15/1-40 14314



MC 2/200 PHILIPS
TRIODE
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Characteristics . class B telephony
Kennlinien .F. Klasse B Telephonie
Caractéristiques : . classe B téléphonie
Karakteristieken : . klasse B telefonie
Caracteristicas . clase B telefonia
Wa W) A : dam 15
W 24877
b o
Va=1500V o
400 Vg=-75V
2 = Wa
0
50 100 {150 1200 HPH Vo(V)
400 Za
B
igm i fant(4)
Va= 1500V a8
3 Vg=-75V 7. 15
ant -1
200 ammw] 10
afzzzs
100, 05
To—--H
0 0
0 50 100 150 200 vg{V) 250
15/1-40 1431/4
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PHILIRS PAL 12/15

PENTODE

™ — PHI[IPS%EMISSWN

Use : H.F. amplifier (forced airceoling)

Verwendung : Hoehfrequenzvmﬂxku (mit forcierter Luftkithlung)
Utilisation : Amplificateur H.F. & u‘h par air forcé)

A Gebruikswijze: Hoogfrequentversterker (met. geforceerde luchtkoeling)
Empleo s Amphﬁeldor de A.F. (refrigeracién forzada par aire)

Cathode : Tungsten
Kathode : Wolfram

i,/ A VR ISR PR B e ey k. B - 22,0 V
i s aivialaal e asinieoiasmieil & £ 80 A
TRE 5 5ilonis aiayis o in wiie ereiretu il e A 11 A
b R e S e e . = max.2000 V
o A e e e e oy, i TR L S | = max. 8 kW
Wk o wiatrd e TN e TR = 10 kW
W s s vvi s vy e i el s = max. 15 kW
1 B N T e e B
g‘ﬁn =12000V, Vg2 = 1500 V, Ia = 1 A) Y 8 mA/V
S R Eva e nE R b ~ 30,5 pF
-3 e laiatsi e & bt hiehe Al £ 58 pF
Cagli v oot shsiais adololiviatold ol o N 0,05 pF
Va max
2 |MH: s P
Telegr. - max

150 m 2 12 kV |10 kV
9m 33,33 10 kV | 8 kV
6m| 50 8 kV | 65kV| 400 V

Ti max = 45° C.

1/10-43 5622/1
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PAL 12/15 i 1K

PENTODE

pumns%rmssm 2

Characteristics
Kennlinien 1
Caractéristiques : Ellﬂln
Karakteristieken :
Caracterfsticas  : L
n@)
10 Y73
9 12200
W2=Vg3=1500V
& o
/
g 1 g
A
6 / -
4 aVv
5 ' r<' 2.
4
=100V,
3/ T
i/ 7 Ny
2 ot
Vi
—
1, 300K
B . /
iz —
0 il R
[/ 5000 )0 15000 Va

38046
1/10-43 5622/1




PHILIPS PAL 12/15

PENTODE

~ FHHIPE%[MIEEIUN

Characteristics :
Kennlinien ?
Caractéristiques : s Ig2 + 1g3-Va; Igl-Va,
Karakteristieken :
,\ Caracteristicas
Ig! (A,
Ig2+Ig3 (mh)
1000 “ > 1 A ]
| 123
i | |
1 i
900 -
Tt
T T T vg2-1ga=1500V
800! 1] ! i
BE |
=
700 1 {
|
600 !
AT ‘
EEF i
500/ IR
mE HIARN »
400 T N
B \ \
1] i1
a2 \‘ < L
300:: \ \\\\
~ ] LA MBS
\ \\ \\
200 WY ~_[ 7y
1\ = ™~ ol
N~ ——=ou
~~ Tt V|
100 P E 150y
| R £U n
|| R\ n -
O :
0 2000 4000 6000 6000 1000 12000 Va(V)
Jeo4s

15/3-'41 < 5622/2



PAL 12/15 PHILIPS

PENTODE

PHIHPE%EMIBBIUN W

[ Characteristics :
Kennlinien 3
Caractéristiques :
Karakteristieken :
Caracterfsticas :

Ia-Vgl; Igl-Vgl; Ig2-Vgl

Ia(A)
ssEzs R i
g T
L
2 1
H-H 25
j Va=12000V
1 |
|
5 2,0
/!
/4 I
1 J
'
I
f
u D C i
: §l & I §’ 1,5
! <& [
] if /
1 i %S f
i o / |
&l /A
Y f 1’0
/ ] I
£ Igl\ ma
=t Ig2)
/ Ji | I ,I
7 E{ S':: A
§ o 8ig0s 2w
: A - e
N -3 £
& & {§—‘§-’§?5 100
A la AW '\,r!_
A L ] | 4
L ’L‘ 4 “ 0 -
~750 V() —500 250 0 15
) ')L T§04<

15/3-41 50 5622/2



PHILIPS PAL 12/15
PENTODE
~
umups%fmssmu
H.F. class C telegraphy
H.F. Klasse C Telegraphie
H.F. classe C télégraphie
H.F. klasse C telegrafie
-t A.F. clase C telegrafia
A >150 >15
Va 12 10 kV
Vel ~—500 ~—500 V-
Vg2
‘ v % 1500 % 1500 v
Ia 1,9 2,1 A
Igl ~ 180 ~ 145 mA
}gg % ~ 525 % ~ 4TS mA
Vgl~ ~ 1000 ~ 950 N
Whi ~ 180 ~ 140 w
Wi 22,8 21 kW
Wa 8 8 kW
Wg2 0,790 0,715 kW
Wo y 13 kW
Pl 65 62 %
H.F. class B telephony
H.F. Klasse B Telephonie
H.F. classe B téléphonie
H.F. klasse B telefonie
AF. clase B telefonfa
A >150 m
Va 12 kv
Vgl ~—400 v
ki Vg2 {
Vg3 § 1500 v
Ia 1,0 A
~ Igl ~ 651 mA
Ig2 % ~ 40 mA
Ig3 5
Vel~ ~ 350 V
‘Whi A 457) w
Wi 12 kW
Wa 8 kW
Wg2 0,060 kW
~ Wo 4*) kW
] 33 %
15/1-42 *) vide pag. 0633/2 5622/3
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PAL 12/15 PHILIPS
PENTODE
PHI N
LIPS EMISS10
H.F. class C anode modulation
H.F. Klasse C Anodenmodulation
H.F. classe C modulation d’anode
H.F. klasse C anodemodulatie
AF. clase C modulacién de 4nodo
A >15 b 4
Va 8 kV
Vgl ~—500 v
Vg2
v s 1200 v
Ia 1,2 A
Igl ~ 240 mA
Ig2
A % A 1250 mA
Vgl~ ~ 1000 X
Whi ~ 240 w
Wif ~ 4800 ?) w
Wi 9,6 kW
Wa 3,8 kW
Wg2 1,5 kW
Wo 5,8 %) kW
7 60,5 %
H.F. class C anode- and screen grid modulation
H.F. Klasse C Anoden- und Schirmgittermodulation
H.F. classe C modulation d’anode et de grille écran
H.F. kiasse C anode- en schermroostermodulatie
A.F. clase C modulacién de 4nodo y de rejilla pantalla
A >15
Va 8 kV
Vel ~—500 v
Vg2 ¢
Vg3 ‘ 800 v
Ia 1,32 A
Igl ~ 260 mA
Ig2 o
s s ~ 580 mA
A ~ 840 v ~r
Va2~ S
VE3~ (" 800 2) v
‘Whi ~ 220 W
WIE ~ 5600 2) W
Wi 10,6 kW
Wa 3,1 kW
Wg2 0,465 kW
Wo 7:5:%) kW | -
” 70,5 %
15/1-’42 *) vide pag. 0633/2 5622/3



PHILIPS PAL 12/15

PENTODE

® pmups%imssmn

H.F. class C screen grid-suppressor gnd modulation
H.F. Klasse C schi ter-Fanggitt: lation
H.F. classe C modulation de grille écran et de grille d’arrét
H.F. klasse C schermrooster-vangrooster modulatie
~ A.F. clase C modulacién de rejilla pantalla y de rejilla supresora
A >150 >15 m
Va 12 10 kV
Vgl ~—500 ~—>500 Vi
v % 900 { o0 v
Ia 0,87 0,78 A
Igl ~ 27 ~ 20 mA
igg % ~ 70 % ~ 60 mA
Vel~ |~ 660 ~ 650 v
“igg: % ~900 2) % ~900 %) v
Whi ~ 18 ~ 13 w
WIf A 633 ~ 81%) w
Wi 10,5 7.8 kW
Wa 6,9 49 kW
Wg2 0,063 0,090 kW
Wo 3,6 *) 2,9 %) kW
7 34 37 %
,“'\‘
A\
15/1-42 *) vide pag. 0633/2 5622/4
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PENTODE

PAL 12/15

1/g€90 ‘Sud apia
89068 99068 25088
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PISTARES PAW 12/15

PENTODE
~ pmups%wssmu
Use : H.F. amplifier (watercooled)
Verwendung : Hechfrequenzverstirker (wassergekiihit)
Utilisation  : Amplificateur H.F. (réfroidi & I'eau)
™™ Gebrmkewuze Hoogfrequentversterker (watergekoeld)
Empleo Amplificador de A.F. (refrigerado por agua)
Cathod : Tung
Kathode : Wolfram
Cathode : Tungsténe
Kathode s+ - Wol
Cétodo 2 0
VE S e e e e e e = 220 V
M T iR e e R e e el e oW ~ 80 A
TROR < 5 e Cieini e e v e W iy ~ 11 A
L - SRR SRR RE S R R & = max. 2000 V
Wa o o000 T =i By s . . = max. 12 kW
) (2 SRR G I P S & = 15 kW
B e e R . = max. 1,5 kW
L e R e o e e S Wk L 4
S (Va=12 kV, Vg2=2000 V, Ta=1,0-1,5 A) = 8 mA/V
At s e e T ~ 30,5 pF
(0 % B A PR B L 5 5 Vi S ~ 58 p
ICREL 2% e o K e n el sl dnde ~ 0,05 pF
Va max Vel
gip
4 i Telegr. | Mod. Va | max
150 m 2 12 kV | 10 kV
9m| 3333 [10kV | 8 kV maxgge. |
6m| 50 8kV | 65kV | 400 V ! \ 1
Vol.aq. = 12 l/min J
Ty, = 14°C & :
Tymax = 60°C
§ = b3
o 8l
P |
\ :
a e T R
g’ R
g S i
M 4 =l ___j) ~ [
-~ s
10|
- Pl - A

#7304

1/10-43 5621/1



PAW 12/15 PHILIPS

PENTODE
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Characteristics :
Kennlinien H
Caractéristiques : % Ia-Va
Karakteristieken :
Caracteristicas "v
B o
S =5
9
1=[200
W2=Vg3=1500V
8 Ao
4
/
7 iR AEE
/
7172
6 i r
e Iy
ot L4
/ P
5 /
oY
/ =
4
TV
3y Sman
117 ,
A4
2 - U¥
/
1 i - =300V
B -3
4
0 | b—
0 ; 5000 10000 15000 Va (V,
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PENTODE
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Characteristics
Kennlinien s
Caractéristiques : Ig2+1g3-Va; Igl-Va.
Karakteristieken :
aracterfsticas
/\ o] 1
Iy
Ig2+Ig3 (mA) 34747
4000 PA 12[15
900 -
|
o252 = 1500 |
800 ) I
HE NES .
i | |
LLLH L
700 TR |
600 i
ELL | [
EX | |
|  TLUAY
500 T
fa]] \
400+ l‘ 1AY \ = OU
H ‘\ A !
Ej “ \ oy !
300 1 N = t
~ HHIHROON: oL =
HIANANA N @
\ N y
200 ‘l \\ S ~.l ol
[\ N ™~ i4
Wil ™ Tt
SRS Skl
100 Hpor R = /
’\ [ 150V :( N £U |
‘\ L] P = : ]
o TS .
0 2000 4000 6000 8000 0000 12000 Va(V)
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PAW 12/15 PHILIPS

PENTODE

PHHIPS%EMIEEIUN ’\/

Characteristics :
Kennlinien :
Caractéristiques :
Karakteristieken :
Caracterfsticas ¢ s

Ta-Vgl; Igl-Vgl; Ig2-Vgl

"4
Ia(A)
) 0
Tt 25
Va =12000V ]\
= -
-
am
= T 2,0
} B 3 Ly 1
EEonEEmEEE! /
- '
T 7
a S FH
(i '4'5! 1,5
i
1 1
]
1 1 1,0
I
Ig1
w02™
W 7 | ;
N S':: L g
m 111 A,,,,_§§III 8 J[r';&;oﬁ 200
g' _IQ ﬂ§;~>§_" :
/IK&Z i“] / —;!-& : m
rj,/‘j’ mw 71[’1! % :}N"I[Z—
mESS cagh e o 0 L—
-750 Vgi(v) -500 250 0 25
34a555

A 5621/2



e PAW 12/15

PENTODE

- pnuws%fmssmu

HF class telegraphy
HF Klasse C Telegraphie
HF classe C télégraphie
HF klasse C telegrafie
AF clase C telegrafia
A >150 >15 m
Va 12 10 kV
Vgl ~—500 ~—500 v
Ve2 1500 1500 v
Vg3
Ia 2,75 2,6 A
Igl ~ 200 ~ 150 mA
Ig2
5 |iass | ~aem mA
Vgl~ | ~ 1050 ~ 1000 v
Whe ~ 210 ~ 150 W
Wi 33 26 kW
Wa 12 10,1 kW
Wg2 0,790 0,715 kW
Wo 21%) 15,9*) kW
” 63,5 61 %
HF class B telephony
HF Klasse B Telephonie
HF classe B téléphonie
HF klasse B telefonie
AF clase B telefonfa
i >150 >15 m
Va 12 10 kV
Vgl ~—400 ~—400 ¥
Vg2
ves [¢ w0 ¢ ase0 v
Ia 1,12 1,05 A
Igl N 751 N~ 601) mA
2
-~ igs g ~ 40 s ~ 50 mA
Vgl~ ~ 360 ~ 350 v
Whi ~ 541) 1~ 429 W
Wi 13,5 10,5 kW
Wa 8,9 70 kW
Wg2 0,060 0,075 kW
Wo 4,6 %) 3,5 %) kW
™ ” 33 %

15/3-41 *) vide pag. 0633/2 5621/3



PAW 12/15

PHHIPE%EMISEIUN

HF class anode modulation
HF Klasse C Anodenmodulation
HF classe C modulation d’anode
HF klasse C anodemodulatie

AF Clase C modulacién de énode

2 >15 m
Va 8 kV
Vgl ~—500 V.
Vg2
M s 1200 v
Ia 1,2 A
Igl ~ 240 mA
Ig2
A % v 1250 mA
Vgl~ ~ 1000 v
Whi ~ 240 w
wif ~ 4800 1) W
Wi 9,6 kW
Wa 3.8 kW
Wg2 15 kW
Wo 5.8 %) kW
7 60,5 %

class C anode- and screen grid modulntion
Klasse C Anod
classe C modulalxon d’anode et de gnlle écran

HF klasse C de- en sch ie
AF clase C modulacién de énodo y de rejilla pantalla
A >15 m

Va 8 kV
Vsl A~—500 ¥
Vg2 ¢
Vg3 ‘ 800 Y
Ia 1,32 A
Igl ~ 260 mA
Ig2
A % ~ 580 mA
Vgl~ ~ 840 N
Vg2~
Ve $ ~ 8007 v
Whi ~ 220 w
Wif ~ 5600 2) w
Wi 10,6 kW
Wa 3,1 kW
Wg2 0,465 kW
Wo 7,5%) kW
Pl 70,5 %

PHILIPS
PENTODE

15/3-"41

*) vide pag. 0633/2
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PARIERRE PAW 12/15

PENTODE
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HF class C Screen grid/suppressor grid modulation
HF Klasse C Schirmgitter-Fanggittermodulation
HF classe C Modulanon de grille écran et de gnlle d’arrét
HF klasse C Schermr
N AF clase C Modulacién de replla pantella y de rejilla supresora
A >150 >15 m
Va 12 10 kV
Vgl ~—500 ~—500 v
L] 90 |¢ o900 v
Ve3 §
Ia 0,87 0,78 A
Igl ~ 27 ~ 2 mA
Ig2 ¢
5 {~0 2 ~ 60 mA
Vgl~ ~ 660 ~ 650 N
Vg2~ ~900%) ~9002) v
Vg3~
Whi ~ 18 ~ B w
WIf ~ 633 |~ 81y W
Wi 10,5 7,8 kW
Wa 6,9 4,9 kW
Wg2 0,063 0,090 kW
Wo 3,6%) 2,9°¢) kW
7 4 37 %
F
—_

15/3-"41 *) vide pag. 0633/2 5621/4
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Characteristics : HF class B telephony
Kennlinien : HF Klasse B Telephonie
Caractéristiques : HF classe B téléphonie
Karakteristicken: HF klasse B telefonie
Caracterfsticas : AF clase B telefonfa

Wa A>150m
wo (kW) 34750
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Characteristics : HF class B telephony
Kennlinien : HF Klasse B Telephonie
Caractéristiques : HF classe B téléphonie
Karakteristicken: HF klasse B telefonie

™ Caracteristicas : AF clase B telefonfa
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Characteristics : HF class C anode modulation
Kennlinien : HF Klasse C Anodenmodulation
Caractéristiques : HF classe C modulation d’anode
C
C

Karakteristicken: HF klasse anodemodulatie
Caracteristicas : AF clase modulacién de édnodo
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Characteristics : HF class C anode- and screen grid modulation
Kennlinien : HF Klasse C Anoden- und Schirmgitt dulation
Caractéristiques : HF classe C modulation d'anode et de gnlle écran
Karakteristiecken: HF klasse C de- en sch

A Caracterfsticas : AF clase C modulacién de énodo y de replla pantalla
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Characteristics : HF class C Screen grid/supp grid dulation
Kenaulinien : HF Klasse C Schirmgitter-Fanggit dulation

Caractéristiques : HF classe C Modulation de grille écran et de gnlle d’arrét
Karakteristieken: HF klasse C Sch

Caracterfsticas : AF clase C Modulacién de replla P lla y de rejilla supresora
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Caracterfsticas
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: HF class C Screen grid/suppressor grid modulation
: HF Klasse C Schirmgitter-Fanggittermodulation

Caractéristiques :
Karakteristieken :

HF classe C Modulation de grille écran et de grille d’arrét
HF klasse C Schermrooster-vangroostermodulatie

: AF clase C Modulacién de rejilla pantalla v de rejilla supresora
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Use : H.F. amplifier
Verwendung : Hochfrequenzverstiirker
Utilisation : Amplificateur H.F.
Gebruikswijze: Hoogfrequentversterker

Empleo : Amplificador de A.F.

Cathode : Thoriated tungsten

Kathode : Thoriertes Wolfram

Cathode : Tungsténe thorié

Kathode : Gethoricerd wolfram

Céatodo : Tungsteno toriado
Moo s R e o e o o MR E = 120 V
R i e TN e 1 ® A~ 7,3 A
A8 o Al ¥ s W RS S SR 4 sa: 5 A
I R e i O T [ = max 500 V
2/ e S R Py e SRS S | = max 250 W
Wat. . wiiow 0 S et o 4 = 300 W
DL oo v W & o e e v 5 3 ="max 60 ‘W
PRERDS. v e e e s s eie 4. =~ 6,2
e R e e . A~ max 600 mA

s S (Va = 2500 V, Vg2 = 400 V; Ia = 100—

MOmA). ¢ . ¢« . ¢ v v 0 v e o . A 6 mA/V
0 Ui O ok et e s S TIPSR 4. =~ 0,2 pF
L R e NG SRS TR . =~ 20 pF
CBE- o Lot teo v s e wile e e e I P 23 pF

Va max
i MHz
Telegr. | Mod. Val

30 m 10 2500 V | 2000 V

15 m 20 2000 V § 1800 V

10 m 30 1800 V | 1500 V

5m 60 1500 V | 1200 V

max2’{
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Characteristics -
Kennlinien 2 =
Caractéristiques : % Ta-Vgl; Ig2-Vgl
Karakteristieken :
Caracteristicas y
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H.F. class C telegraphy
H.F. Klasse C Telegraphie
H.F. clafe C télégraphie
H.F. klasse C telegrafie
LY AF, clase C telegrafia
—
A >30 >15 5oy m
Va 2500 2000 1500 v
Vgl ~—150 ~—150 ~—150 v
Vg2 400 400 450 v
Ia 340 400 750 mA
Igl ~ 20 ~ 2 ~ 30 mA
Ig2 ~ 150 ~ 150 ~ 260 mA
Vgl~ ~ 270 ~ 320 A 420%%* A
‘Whi ~ 5,4 ~ 6,4 ~ 14 w
Wi 850 800 1125 w
Wa 250 250 500 W
Wg2 60 60 117 w
Wo 600 *) 550 *) 625 *) w
7 70,5 69 55 %
H.F- class B telephony
H.F- Klasse B Telephonie
H.F- classe B téléphonie
H.F- klasse B telefonie
AF. clase B telefonfa
2 >15 5 %) m
Va 2000 1500 v
Vgl ~ —50 ~ —50 v
Vg2 350 260 v
Ia 170 300 mA
Igl ' ~~ 61) ~ 71) mA
Ig2 ~ 12 &~ 55 mA
N Vgl~ ~ 60 N 65°%%) v
Whe ~ 0,71) R 21) w
Wi 340 450 w
Wa 250 350 w
Wg2 4,2 14 w
Wo 90 *) 100 *) w
n 26,5 22 %
*#) two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas
#++) one valve - eine Réhre - un tube - e¢n buis - una vélvula

JEsi 501 g *) vide pag. 0633/2 5471/2
15/1-"42 K 833
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H.F. class C ion
H.F. Klasse C Fanggxuermodulahon
H.F. classe C modulation de grille d’arrét
H.F. klasse C vangroostermodulatie
A.F. clase C modulacién de rejilla supresora
A >15 5 %) m b e
Va 2000 Eew 1500 ¥
Vgl A~—150 - 1¢ ~—150 4
Vg2 300 ¢ 500 v
Vg3 —215 =0 —260 v
Ia . 165 71 270 mA
Igl N 204y A 7 mA
Ig2 A 135:¢5y ~ 240 mA
Ig3 0 0 mA
Vgl~ ~ 260 | A 190%%%) v
Vg3~ A~ 300 ‘0 =~ 260 v
Whe ~ 6,4 ~~ 6 w
Wi 0 0 w
Wi 330 405 w
Wa 250 315 w
Wg2 40,5 120 w
N Wo 80 *) §CY 90 *) w
7 24 22 %
m 85 e 90 %
H.F. class C anode modulation
H.F. Klasse C Anodenmodulation
H.F. classe C modulation d’anode
H.F. klasse C anodemodulatie
A.F, clase C modulacién de énodo
A >30 >15 5 %) m
Va 2000 1800 1200 Y
Vgl ~—150 A~—150 ~—150 v
Vg2 300 300 400 34
Vg3 0 0 0 v
Ia 215 215 570 mA
Igl ~ 35 ~ 35 ~ 50 mA
Ig2 ~ 150 ~ 150 ~ 300 mA [
Vgl~ ~ 300 ~ 270 s 32500¢ mA
‘Whf ~ 10,5 (5 9,5 ~ 16 w
Wi ~ 230 ~ 19 ~ 345 w
Wi 430 388 685 w
Wa 130 118 335 w
Wg2 45 45 120 w
Wo 300 *) 270 *) 350 *) w
o 70 69,5 51 %
**) two valves » zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas A
##¢#) one valve - eine Rohre - un tube - een buis - una vélvula

15142

#) vide pag. 0633/2
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HF class C anode- and screengrid modulation
HF Klasse C Anod und Schirmgitt dulation
HF classe C modulation d’anode et de grille écran
HF klasse C de- en sch dulatie
A\ AF clase C modulacién de dnodo y de rejilla pantalla
A >30 >15 5 %*) m
Va 2000 1800 1200 W
Vgl ~—150 ~—150 ~—150 "
Vg2 300 300 400 4
Vg3 0 0 0 v
Ia 235 235 570 mA =
Igl ~ 25 ~ 30 ~ 20 mA
Ig2 ~ 120 ~ 133 ~ 220 mA
Vgl~ ~ 300 ~ 270 R 325%¢¢ )7
Vg2~ ~ 300 ~ 300 ~ 400 ¥
Whi S 1,5 5 8,1 ~ 10 w
Wif ~ 253 ~ 235 ~ 390 W
Wi 470 423 685 w
Wa 145 - 133 335 W
Wg2 36 - 40 88 w
Wo 325 *) 290 *) 350 *) W
= 5 69 68,5 51 %

**) two valves - zwei Rohren - deux tubes « twee buizen - dos vélvulas
**) one valve - eine Rohre - un tube - een buis - una vélvula

15/3 41 *) vide pag. 06332 5471/3
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Characteristics : HF class B telephony
Kennlinien : HF Klasse B Telephonie
Caractéristiques : HF classe B téléphonie
Karakteristiecken: HF klasse B telefonie
Caracteristicas : AF clase B telefonia
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Characteristics : HF class grid i
ennlinien : HF Klasse C Fanggntermodulanon

Caractéristiques : HF classe C modulation de grille d’arrét
Karakteristicken: HF klasse C vnngmostermodulntle

N Caracteristicas : AF clase C lacién de rejilla sup
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Use : Oscillator, H.F. amplifier
Verwendung : Oszillator, Hochfrequenzverstirker
Utilisation : Oscillateur, amplificateur H.F.
Gebruikswijze: Oscillator, hoogfréquentversterker
Empleo : Oscilador, amplificador de A.F.

Cathode : Thoriated tungsten
Kathode: Thoriertes 'Wolfram
Cathode : Tungsténe thorié
Kathode: Gethorieerd wolfraam
Cétodo : Tungsteno toriado

fige o e i SR B R IS W SO AT B = 120V
il e e 5 v E ) 8,5 A
Isat . ¢ o R AR R e B . R 6 A
Vg2. . S e T B il . = max 600V
b S IR T PR e SR B TR R R e + 4 . = max, 450 W
Wat., . . -~ SR G (B 2 . = 500 W
WE2. & sieis aie e REIBRIS E e | 100 W
p.ng.... ....... ce e N 3,5
(Vg2 = 500 V, Ia = 250 mA) ...... ~ 5,5 mA/V
2 W i BOAE S TR T v ol e rnaks -7007 WA
Cuf...... ............ . & 21 pF
(071 200 SR A BRI SNSRI TES SRR R o oA 29 pF
Cagl i ol i e d e e v el e ~ 0,05 pF
i Va max
& = Telegr. |Mod. Va
30 m 10 3000 V | 2500 V
15 m 20 2500 V | 2000 V it
7,5m 40 2000 V | 1800 V F‘j-’*"]
5 60 1800 V | 1600 V r’gb i
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Characteristics
Kennlinien :
Caractéristiques : Igl.Va
Karakteristieken :
S Caracterfsticas
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A 4

Characteristics :
Kennlinien

Caractéristiques 1a-Vgl; Igl-Vgl; Ig,-Vg,
Karakteristieken :
Caracterfstica
A4
I
1g2(m‘4)
ra¥oo ] ;
Va= 3000V
Vg3-0V
2000
VAV
>/ : 1500
O /
/ /
/
7L
yan 1000
/ /
¥d
]g7(mA) / / 1[
7 7 A
50 Y / 4 500
A )
: R5Y i
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0 T AT e 1 0 b
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F6660

15/9-40



PHILIPS PB 3/800

PENTODE

o punws%emssmn

HF class C telegraphy
HF Klasse C Telegraphie
HF classe C télégraphie Vg2 = Vg3
HF klasse C telegrafie
AF clace C telegrafia
P
a >30 >15 5**) m
Va 3000 2500 1800 v
Vgl ~—200 ~—200 ~—150 v
Ve2 z 0 ¢ { 3 v
ves so0 |¢ 300 ¢ 300
Ia 550 550 985 mA
Igl ~ 40 ~ 30 ~ 50 mA
i % ~ 100 |{~100 |~ 200 mA
Vgl~ ~ 370 ~ 360 A 420%%* v
Whi ~ 15 ~ 11 ~ 50 w
Wi 1650 1375 1775 w
Wa 450 425 800 w
Wg2 < o= 60 W
Wo 1200 *) 950 *) 975 *) W
n 72,5 69 55 %
HF class C telegraphy
HF Klasse C Telegraphie
HF classe C télégraphie Vg3 =0
HF klasse C telegrafie
AF clase C telegrafia
2 >30 >15 5 %) m
Va 3000 2500 1800 v
Vgl ~—300 ~—300 ~—200 v
Vg2 500 500 500 ¥
Vg3 0 0 0 v
Ia 465 470 945 mA
— Igl ~ 2 ~ 2 ~ 20 mA
Ig2 ~ 200 ~ 200 ~ 320 mA
Vgl~ ~ 450 ~ 460 A 420%%* N
‘Whi 5 9 A 9,2 ~ 40 W
Wi 1400 1175 1700 w
Wa 450 450 800 w
Wg2 100 100 160 W
Wo 950 *) 725 *) 900 *) W
) 7 68 61,5 53 %
**) two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas
##*) one valve - eine Rihre - un tube - een buis - una vélvula

15/3-%41 *) vide pag. 0633/2 5491/3
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HF class B telephony
HF Klasse B Telephonie
HF classe B téléphonie
HF klasse B telefonie
AF clase B telefonfa
2 =30 >15 5 %) m
Va 3000 2500 1800 A\
Vgl ~—120 Aa—115 ~ —90 v
Vg2 500 500 420 X
Vg3 0 0 0 v
Ia 215 230 350 mA
Igl ~ 41) ~ 31) 01) mA
Ig2 ~ 30 ~ 30 ~ 50 mA
Vgl~ ~ 80 ~ 15 ~  100%** v
‘Whi ~ 0,7) | ~ 0,51) | ~ 51) w
Wi 640 580 620 W
Wa 450 450 495 w
Wg2 15 15 21 W
Wo 190 *) 130 %) 135 *) w
7 30 22 21 %
HF class C suppressor grid modulation
HF Klasse C Fanggittermodulation
HF classe C modulation de grille d’arrét
HF klasse C vangroostermodulatie
AF clase C modulacién de rejilla supresora
2 >30 >15 >30 >15 5 ¢*) m
Va 3000 2500 3000 2500 1800 ¥
Vgl ~-300 |~—300 |~—300 |~—300 | ~—150 ¥
Vg2 600 600 600 600 600 v
Vg3 —190 -170 —210 —200 —210 v
Ia 190 165 175 175 295 mA
Igl ~ 5 |m Sl~ S|~ 5 0 mA
Ig2 A~ 165 |~ 165 |~ 165 |~ 165 | ~ 330 mA
Ig3 0 0 0 0 0 mA
Vgl~ | 340 |~ 340 |~ 340 |~ 330 | ~ 180*** v
Vei~ | 1902) ~ 17020~ 210%) i~ 200%) ~ 210%) A\
Whf |~ 1%~ L~ L7~ L7~ 10 w
Wi 0 0 0 0 0 b3
Wi 570 415 525 425 530 4
Wa 370 265 360 325 450 w
Wg2 100 100 100 100 200 v
Wo 200* 150* 165* 100* 80 *) w
7 35 36 31 23,5| 15 %
L
m 80 80 E& 100 90 %
**) two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas
#4*) one valve - eine Rihre - un tube - een buis - una vélvula

15/3-41 *) vide pag. 0633/2 5491/3
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H.F. class C anode modulation
H.F. Klasse C Anodenmodulation
H.F. classe C modulation d’anode
H.F. klasse C anodemodulatie
P o AF. clase C modulacién de 4nodo
A >30 >15 5**) m
Va 2500 2000 1600 \
Vgl ~—300 ~—300 ~—250 v
Vg2 500 500 500 v
Vg3 0 0 0 v
Ia 225 245 680 mA
Igl ~ 15 ~ 15 ~ 10 mA
Ig2 ~ 200 ~ 200 ~ 300 mA
Vgl~ ~ 400 ~ 400 A 420%%* ¥
W ~ 6 ~~ 6 ~ 35 w
Wif ~ 2857 | ~ 2452 | ~ 5452) w
Wi 565 490 1090 w
Wa 165 140 540 w
Wg2 100 100 150 w
Wo 400 *) 350 *) 550 *) w
il 71 71 50,5 %
H.F. class C anode- and screen grid modulation
H.F. Klasse C Anoden- und Schirmgittermodulation
H.F. classe C modulation d’anode et de grille écran
H.F. klasse C anode- en schermroostermodulatie
AF. clase C modulacién de énodo y de rejilla pantalla
2 >30 >15 5 *+) m
Va 2500 2000 1600 v
Vgl ~—300 ~-—300 ~—250 Y
Vg2 500 500 600 v
Vg3 0 0 B
Ia 325 315 680 mA
Igl ~ 7 ~ T ~ 5 mA
Ig2 ~ 135 ~ 135 ~ 230 mA
o~ Vgl~ ~ 385 ~ 385 A~ 360%** v
Vg2~ ~ 500 ~ 500 ~ 600 v
Whf ~ 2,7 ~ 2.7 ~ 28 w
WiIf ~ 4407 | ~ 3507 | ~ 615%) W
Wi 815 630 1090 w
Wa 235 205 540 w
Wg2 67 67 138 w
Wo 580 *) 425 *) 550 * w
7 71 67,5 50,5 %
A
*%) two valves - zwei Réhren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas
“‘; one valve - eine Réhre - un tube - een buis - una vélvula

15/1-%42 *) vide pag. 0633/2 5491/4
K 833
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Characteristics H.F. class B teiephony
Kennlinien H.F. Klasse B Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B téléphonie
Karakteristicken: H.F. klasse B telefonie
Caracterfsticas AF. clase B telefonia
Wa
zgz(w A > 80 m
1000, et
7 d= y "
Vg2=500V ]
Vgl=-120V
Vg3= 0V d
- & ~
| T~
2507 u : -
1T g2
g = - - 70 %
b T | Vahd
- ; E/lfl Tant(4)
| I v Tant 25
Iz ¢ Va=3000V v |
102 Vg2 500V HHA -
Vgt=-120V |~ WEP4E
400 Vg3= 0V ; [/j f _—~2
2k et
! /l/f_._ | & !
200 . ' 1 ! 50 <
p A
100 FEA = 05 25
ok 7 = in 7 )
0 - 50 100 150 VgniV) -

36436
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Characteristics H.F. class B telephony
Kennlinien H.F. Klasse B} Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B téléphonie
Karakteristieken: H.F. klasse B telefonie
AF.
o

~ Caracterfsticas clase B telefonfa
F i 15 m
Wa
Wo (w)
Wg2 .
PB 3/800
500 “
,/
y
400, g
f »
300=7 r Va=2: .
v Vg2-500V {1
Vgi=-115V 1]
0 Vg3=0V 11
100 —
0. T SEn
¢ 5 106 5a-Vatuly 260
Tant(4)
Ia
[g2(mA) 25
400 yare 2
PN > la
306 > Va= 2500V 15
v Vo2-500v T IglimA)
{ Val=-115V [T
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PB 3/800

Characteristics

PHILIPS
PENTODE

. class C dulati

grid
Kennlinien Klasse C Fanggltbermodulahon

H.F.
s'HIF.
Caractéristiques : H.F. classe C modulation de grille d’arrét
H.F.
AF

Karakteristieken : . klasse C vangroostermodulatie
Caracteristicas : . clase C modulacién de rejilla supresora
4
A:>30m
Wolw)
rF7aT AR g
L w2
4
% -
a= 30 500
Vg2= 600V
Vg1 =—-300V RAREE
Vgt =335V in ~ v 1400
300
e > 200
T — wyZ2 100
= 0
(,’,4)'_ /) \% 206 {
1g2 Tant(A)
s dan-T125
Vg2=600V
Vgl=-300V o
o Vgiv=335V od
A o
300 =
T 1 20
L i = s 4
1 5 TTrras 10
_‘ﬁlr ) N
0! [ 5! 4] 0
-400 Vg3(V) -300 =200 -100 0
Jo4I8
5491/5
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PHILIPS PB 3/8m

PENTODE
~ PHIlIPS%EMISSWN
Characteristics H.F. class C supp grid modulati
Kennlinien : H.F. klasse C Fanggittermodulation
Caractéristiques : H.F. classe C modulation de grille d’arrét
P Karakteristieken: H.F. klasse C vangroostermodulatie
Caracterfsticas : A.F. clase C dulacién de rejilla sup
A>5m Wa
Wo (W)
Wg2
(753/800] ; T 500
' A
,l
s 7 400
Vg2=600V 74
g1 =-300V| -
=335V 300
- 4
L~ 1 ~
i1
B ¥ 200
» iy :
A P d
=
» I g 100
= I Hiim
— ‘ I L 0
- Vg 3(5”y T 70
- A lant(4)
la_mg i AT
lo2 o Va =250 ] /i/')’/ 2
Vg2 600V L
Vg!=-300V fv' !
300 Vgt = 335V T =1
N A letind)
200 E ] i {f fe 20
L - 1 L
A B —— .
A = ; =
100 =] T g5 10
PP I N
v oS i BREEE
: 0 A 0
-300 -200 =100 I/g.?(V) ]
FE4TO
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PB 3/800 PHILIPS

(%)

Watw) %2 ma)

1/10-%43

PENTODE

PHIlIFS%EMISSIﬂN _
A 4

H.F. class C telegraphy (controlled, two valves)
H.F. Klasse C Telegraphie (gesteuert, zwei Rohren
H.F. classe C télégraphie (commandé, deux tubes
H.F. klasse C telegrafie (gestuurd, twee buizen)
AF. clase C telegrafia (mandado, dos vélvulas)

A< l0m v
= o
s 8 8 S
£ QN [
3 ? R S
llllllll o
& S N, g
® 1 ;E =
oo o
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w 0 R
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PHILIPS PC 1/50

PENTODE

~ leups%Emssmu

Use :  H.F. amplifier
Verwendung : Hochfrequenzverstiirker
Utilisation  : Amplificateur H.F.

Gebruikswijze: Hoogfrequentversterker
g} Empleo y : Amplificador de A.F.

Cathode : Oxide coated, directly heated

Kathode : Oxyd, direkt geheizt

Cathode : Oxyde, & chauffage direct

Kathode : Oxyd, direct verhit

Cétodo : Oxido, caldeado directamente
M« i e Cae d m e e e e e . - 4,0 A
Hooooonosos o 0 e )s . RS 2,0 A
Io s 0 vw v na vioo v niein s ofe = 0,80 A
VB s s s v s om o6 o wem s o e die == g 300 V
Wl G 00 o 0o a s . see o o offfs = ek 85 W
Wate « o ¢ o 06 a6 o6 s a oo oo ofe = 45 W
WE2. c.c o o 60 00 s s 0iss esofe mmax 10 W
UEIER c ¢ v ¢ o o 6 0 o0 s se o ol A8 3
S(Va=1000V,Vg2 =250 V,Ja =40mA). =~ 1,5 mA/V
D W e RO s e Pl T SRR
Caf “coiiole oo e wis wiwis @ siear oo RS 19 pF
Cigl. o o ¢ ¢ 0 vt ot vt v oo eee RS 14 pF
(o7 [ RS RT T RSP S PR TR T ) 0,04 pF

A MHz | Va max

15 m 20 1000 V

3989¢

15/1-42 5371/1
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PC 1/50 PHILIPS

PENTODE

PHIlIPE%EMIEEIUN v

Characteristics :
Kennlinien s
Caractéristiques : Ia-Va; Igl-Va
Karakteristieken : .
Caracteristicas . ‘ |
B :
S
S -4
(w19
=
& o ~
= BT &1
5
= Ed =
SEEERL RERE Rt s R
- -
- RS LF‘
‘ §
\ |
\ -
1 1
i |
A \ “ /AN 18
\ \ i
! 8 v
NN \
b N \
A |\
%, @
— SSNLY
E T < e o
-~ 9 o
Mt S§-$- 8 X € <~

15/1-%42 5371/1




PHILIPS PC1/50

PENTODE

~ pmuus%mssmn

Characteristics  : |
Kennlinien 2
Caractéristiques : Ig2-Va
Karakteristieken : i

y Caracteristicas  :

I5/89

2500 Va (V)

2000

1500

e
7

. 000

Ig2(mA)
400rv

30003

200

108
0
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PC1/50

PHILIPS

PENTODE
puuws%smssmn (
W/
Characteristics  :
Kennlinien g
Caractéristiques : g Ia-Vgl; Ig2-Vgl
Karakteristicken :
Caracterfsticas  :
A
foz (mA)
W 120
; 1 . ‘, ‘, ,' 110
wm ] I 100
NS L | 'L i I I
i i J
f 29}
Mh' _-S
H 80
o i
Sy
1 ] m
I
I
J i
- ' w
I}
J
I y 50
I
i
7 40
\
Fof 30 A 4
! ]
3 20
' 'l 4
i L ba
A y 10
T N
Sl 0
=200 -175 -150 -125 -0 -75 -5 -25 0
W’m 35187
5371/2
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PHILIPS
PENTODE

FHI:[IPS%EMIBSIH

PC1/50

H.F. class C, telegraphy

H.F. Klasse C, Telegraphie

H.F. classe C, télégraphic Igl >0

H.F. klasse C, telegrafie

AF. clase C, telegrafia

2 dam 15 dam 15 dam 15
bhm hm hm

Va 1000 800 600 W
Vgl |~—120 |~—120 | —120 v
Vg2 250 250 250 v
Vg3 0 0 0 v
Ta 80 80 80 mA
Igl e 2,0 |~ 2,0 |~ 2,0 mA
Ig2 ~ 28 |~ 28 A 28 mA
Vgl~ |~ 170 170 |= 170 v
Whf |~ 0,4 |~ 0,4 |az 04| W
Wi 80 64 48 w
Wa 30 24 18 w
Wg2 7,0 7,0 70| W
Wo 50*) 40%) 30%)| W
) 62,5 62,5 62,5 %

H.F. class C, telegraphy

H.F. Klasse C, Telegraphie

H.F. classe C, télégraphie Igl =0

H.F. klasse C, telegrafie

A.F. clase C, telegrafia

2 dam 15 dam 15 dam 15
hm hm bhm

Va 1000 800 600 2 5
Vgl - 120 |~ — 120 |aw — 120 Y
Vg2 300 300 300 v
Vg3 0 0 0 N
Ia 60 60 60 v
Igl 0 0 0 mA
Ig2 ~ 20 |~ 20 = 20 mA
Vgl~ & 120 |~ 120 |~ 120 v
Whe 0 0 0 w
Wi 60 48 36 w
Wa 20 18 14 w
Wg2 6,0 6,0 60] W
Wo 40%) 30%) 224 W
7 67 62,5 61| %

1/3-40

*) vide pag. 0633/2
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PC 1/50 PHILIPS

PENTODE
PHIlIFS%EMISSIHN

H.F. class B, telephony
H.F. Klasse B, Telephonie
H.F. classe B, téléphonie
H.F. klasse B, telefonie
A.F. clase B, telefonia

2 dam 15 dam 15
hm hm
Va 1000 800 b
Vgl ~— 65 ~— 65 v
Vg2 300 300 v
Vg3 0 0 v
Ia 50 46 mA
Igl 0 0 mA
Ig2 ~ 11 £ 10 mA
Ig3 0 0 mA
Vgl~ ] 48 ~ 37 v
Whi ~ 0,1 | ~ 0,1! w
Wi 50 37 w
Wa 36 28 w
Wg2 3.3 3,0 W
Wo 14%) 9,0* w
7 28 24,5 %
H.F. class C, anode- and screen grid modulation
H.F. Klasse C, Anod und Schirmgitt dualti
H.F. classe C, modulation d’anode et de grille écran
H.F. klasse C, de- en sch dulatie
AF. clase C, modulacién de 4nodo y de rejilla panta.la
dam 15
U hm
Va 1000 v
Vgl ~— 130 v
Vg2 250 M
Vg3 0
Ia 60 mA
Igl 0 mA
Ig2 A 27 mA
Ig3 0 mA
Vgl~ ~ 170 ¥
Vg2~ ~ 2507 v
Whi ~ 0,5 w
Wif A 34 w
Wi 60 w
Wa 25 w
Wg2 6,8 w
Wo 35%) w
7 58 %

1/3-740 *) vide pag. 0633/2 5371/3



PHILIPS PC 1/50

PENTODE

P
FHHIFS%EMISSIH

H.F. class C, dulation
H.F. Klasse C, Fangglttennodulaunn
H.F. classe C, modulation de grille d’arrét
H.F. klasse C, vangroostermodulatie
P AF. clase C, modulacién de rejilla supresora
2 dam 15 dam 15
> hm hm
Va 1000 800 ¥
Vgl ~— 85 A~ — B 4
Vg2 200 200 v
Vg3 —110 — 95 v
Ia 41 40 mA
Igl A 1,5 A~ 7,0 mA
Ig2 ~ 39 ~ 37 mA
Ig3 0Y) 0Y) mA
Vgl~ ~ 150 ~ 150 v
Vg3~ ~ 110 A 95%) N
Whi R~ 1,1 ~ 1,0 w
Wif 0?) 0%) w
Wi 41 32 w
Wa 29 21 w
Wg2 7.8 7.4 w
Wo 12%) 11%) w
7 29 34,5 %
H.F. class C, anode modulation
H.F. Klasse C, Anodenmodulation
H.F. classe C, modulation d’anode
H.F, klasse C, anodemodulatie
A.F, clase C, modulacién de énodo
2 dam 15 dam 15
bhm bhm
Va 1000 800 ¥
Vgl ~ — 120 ~ — 100 v
Vg2 200 200 v
Vg3 0 0 v
Ia 38 45 mA
N Igl ~ 6,5 ~ 5,5 mA
Ig2 ~ 38 ~ 34 mA
Ig3 0 0 mA
Vgl~ ~ 180 ~ 180 3\ &
‘Whi ~ 1,2 ~ 1,0 w
wif ~ 199 |~ 18y w
Wi 38 36 w
Wa 11 15 w
PN Wg2 7,6 6,8 w
Wo 27%) 21%) w
n 71 58,5 %

1/340 *) vide pag. 0633/2 5371/4



PC 1/50 PHILIPS

PENTODE

FHIUF.S%EMISSIUN \

Characteristics : H.F. class B, telephony
Kennlinien H.F. Klasse B, Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B, téléphonie
Karakteristieken: H.F. klasse B, telefonie
Caracteristicas : A.F, clase B, telefonia
A 4
Wa dam 15
Wo W i
Wg2 5 21862 1 %
SO EHE ! >
T (> F
tt Va_ =1000V : 1
50 Vg2 = 300v We {50
-t Vg3 =0
1T Vg1 =—65V
40 =1 Twa 1%
ey
7
7
30! —~ - 4 . 30
20 20
V.
10 Wg2 T fo
|
i |
0 ! 0
25 50 75+ Vat{V) 10!
H Tant
Ia HH (mA)
! MATT va —1000v Iant
W2 W2 = 300v o
00 - Vg3 = 0 1 400
1 Vgl =-65V Za—
-
75 300 A g
50 200
£y 2% o
= .t W
pu
0 Ig! T
0 25 50 75 vgh(V) 100
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PHILIPS PC 1/50

PENTODE

-~ pmuus%zmssmn

Characteristics : H.F. class B, telephony
Kennlinien H.F. Klasse B, Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B, téléphonie
-~ Karaktenstieken: H.F. klasse B, telefonie
Caracterfsticas : A.F. clase B, telefonfa

Wa

Wo (W) e
wg2
PC /50
40 Va =800V
Vgl «-65V
Vg2 =300V
Vg3 = OV -
¥ = Wa
=
1
s ¥
20
10
Wg2
= = |
(i]== i
Ia 5 50 7ogtv )
Ig1(mA ! L1 ant(mA)
Ig2 ] s
80 Va <800V L Fant{400
Vql ==65V i Jal |
Vg2 = 300V | e
P Vg3 =0V
60 v 300
Z
40 o 200
= 7
7 __152:
PN 20 » s — 100
v =
1 -t
o fg1p
4] 25 50 75 Vgl (V)
30442
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PC 1/50 . PHILIPS

PENTODE
PHIUPS%EMISSWN

d dulats

Characteristics : H.F. class C, supp gri
Kennlinine : H.F. Klasse C, Fanggittermodulation
Caractéristiques : H.F. classe C, modulation de grille d’arrét
Karakteristieken: H.F. klasse C, vangroostermodulatie
Caracteristicas : A.F. clase C, modulacién de rejilla supresora

Wa
wo (W) 2 du:x 15 25147
w2 X

60rmm5—
2
|-
SOH Va2 1000V
Vg1=-85YV Wo 14
4 Vgh=150V i :
Vg2=200V t !
30 L ~
f Wa ]
4
T
t
1 ]
} Wo2]
c 11
~200 -150 100 -50 1 Vg3(V,
Ia 138 B B
! mA T o o0y
g2 Vgi=-85V =4
70 Vgh=150V
Vg2=200V
Lant(mA)
i
b 500
I
1
¢ Iant]400
. 1
E 300
1
20| ¢ bz:-'Zm
} 1
1 ] H100
T I ““"‘7 kg
3 1 1
0 T I i) 10
-250 -200 ~150 ~100 -50 Vg3(v) 0O
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PRINIFS PC 1,5/100

PENTODE
PHIlIPS%EMIEEIUH

Use : HLF. amplifier
Verwendung : Hochfrequenzverstirker
Utilisation : Amplificateur H.F.
Gebruikswijze : Hoogfrequentversterker
Empl : Amplificador de A.F.
Cathode : Oxide coated, directly heated
Kathode : Oxyd, direkt geheizt
Cathode : Oxyde, a chauffage direct
Kathode : Oxyd, direct verhit
C4todo : Oxido, caldeado directamente
VN Sn Ry e ST . 10,0 V
| gt o S N R Wy R DR R S T Y 2,0 A
) 1 O A ' A 2,0 A
A R T Py SR v O L] | = max. 1500 V
W f s B T R U A i S S g T { = max. 500 V
WaL i L icie vttt o wivr viowiatin v viell = max. 85 W
WM R e i T s o e s iRa U s ar Y i = 100 W
b ¢ G VR RS SSPm LRI USRI S, | = max. 25 W
glg2 . . . . ... S R A~ 2,7
S (Va = 1500V, Vg2 — 400 V, Ia = 60 mA) =~ 1,7 mA[V
¥ a3 SR CRP IR AR S v S PRLRE T | == max. 200 mA
Caf B Lo o OB B e TS | | ~ 19 pF
{1 IO et S el R e AR T i | ~ 26 pF
CABE i3 e s 5w e it RESIRR e =] 0,03 pF
A MHz | Vamax
15 m 20 1500 V
max66

1/10-'43 5401/1



PC1,5/100 PHILIPS

PENTODE

PHIllPS%EMIESIﬂN »

Characteristics
Kennlinien :

Caractéristiques : Ia-Va, Ig2-Va
Karakteristieken : |
Caracteristicas :
1
|§ §
eSS
£
LT 1S
iR
B I
i
1
S I RE
i jﬁ
i
i
=S SR
1 1 it
][8
~
1| B! i ]
= 818§
% I Il o
1 H
1 I
i1 i H
\ Il
\ It
L
\ e | §
A 1 \
1] -~
1 \
! i | i
\ \ M ; ! e
\ H i A
\ s [l H
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\ 1 1 1 Il §
\ 1 L H L
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= G v ;
E g R 8- 1z = 8 S (<) v
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LS § © »: N
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PHILIPS PC 1,5/100

PENTODE
FHIlIFS%EMISSIﬂN
Characteristics  :
Kennlinien 3
Caractéristiques : g la-Vgl
Karakteristieken :
Caracteristicas :
Ia(mA) BTG
700
T ; )
I
¥ S
7} j
500 i
1 / ]
i ]
y /
400 H
] : y j
300 fr
i i
Vi
/i I
Ii
200 Y
ri
100
; .ﬁc v
3 SR 7
0 1
=300 =200 =100 Q 100 VYg1(v) 200

440490
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PC 1,5/100 PHEIASS
’
PENTODE

uuuws%wssmn

H.F. class C telegraphy

H.F. Klasse C Telegraphie

H.F. classe C télégraphie

H.F. klasse C telegrafie

AF. clase C telegraffa

i >15 >15 >15 >15 m

Va 1500 1250 1000 750 v
Vgl ~—200 |~—200 |~—200 |~ —200 ¥
Vg2 300 300 300 300 v
Vg3 0 0 0 0 V.
Ia 130 135 140 130 mA
Igl ~ 2,0 |~ 2,0 |~ 2,0 |~ 2,0 mA
Ig2 £ 55 |~ 55 |~ 55 |~ 55 mA
Vegp |~ 300 i~ 300 |~ 300 i~ 300 v
Whi e 0,6 |~ 0,6 |~ 0,6 |~ 0,6 w
Wi 195 169 140 98 w
Wa 55 54 55 43 w
Wg2 17 17 17 17 w
Wo 140%) 115%) 85%) 55%) w
] 72 68 60 56 %

H.F. class C telegraphy

H.F. Klasse C Telegraphie

H.F. classe C télégraphie

H.F. klasse C telegrafie

AF. clase C telegrafia

A >15 >15 >15 >15 m

Va 1500 1250 1000 750 v
Vgl ~—200 |a —200 |a~—200 |=— 200 ¥
Vg2 450 450 450 450 S
Vg3 0 0 0 0 v
Ia 120 120 115 110 mA
Igl 0 0 0 0 mA
Ig2 ~ 50 |~ 50 |~ 50 |~ 50 mA
Vegp |~ 200 |~ 200 |~ 200 |~ 200 v
‘Whe 0 0 0 0
Wi 180 150 115 83 w
Wa 60 50 45 38 w
Wg2 23 23 23 23 w
Wo 120°%)| 100°%) 70%) 45*) w
7 67 67 61 54 %

1/10-43

*) vide pag. 0633/2
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PHILIPS PC 1,5/100
PENTODE
uumps%wasmu
H.F. class B telephony
H.F. Klasse B Telephonie
H.F. classe B téléphonie
H.F. klasse B telephonie
A/F. clase B telefonfa
p > 15 m
Va 1500 v
Vel ~— 100 v
Vg2 300 , 4
Vg3 0 i
Ia 78 mA
Igl ~ 5,01) mA
Ig2 A 22 mA
Ig3 0 mA
Vglp ~ 80 v
Whf ~ 0,81) W
Wi 117 W
Wa 83 w
Wg2 6,6 w
Wo 34%) WV ~
7 29 %
H.F. class C screen grid modulation
H.F. Klasse C Schirmgittermodulation
H.F. classe C modulation de grille écran
H.F. klasse C schermroostermodulatie
A.F. clase C modulacién de rejilla pantalla
A > 15 m
Va 1500 v
Vgl A~ —200 v
Vg2 250 v
Vg3 0 v
Ia 78 mA
Igl A 0,5 ma
12 ~ 21 mA
Ig3 0 mA
Vglp ~ 430 v
Vg2p ~  250%) v
‘Whi ~ 0,1 w
‘Wmod ~ 3,0%) W
Wi 117 W
Wa 85 w
Wg2 5,3 W
Wo 32%) w
7 27,5 %

1/10-'43

*) vide pag. 0633/2
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PC 1,5/100 PHILIPS

PENTODE
PHIUPS%EMISSIUN
H.F. class C suppressor grid modulation
H.F. Klasse C Fanggittermodulation
H.F. classe C modulation de grille d’arrét
H.F. klasse C vangroostermodulatie
AF. clase C modulacién de rejilla captadora
P! > 15 m
Va 1500 b
Vgl ~ — 150 v
Vg2 250 v
Vg3 — 200 v
Ia 65 mA
Igl ~ 10 mA
Ig2 ~ 80 mA
Ig3 ~ 0 mA
Vglp ~ 240 v
Vg3p ~ 200%) N
Whi ~ 2,4 W
‘Wmod ~ 0 W
Wi 98 w
Wa 68 w
Wg2 20 w
Wo 30%) w
” 30 %
H.F. class C anode modulation
H.F. Klasse C Anodenmodulation
H.F. classe C modulation d’anode
H.F. klasse C anodemodulatie
A.F. clase C modulacién de dnodo
A > 15 m
Va 1500 i
Vgl ~ — 200 v
Vg2 ~ 280 ¥
Vg3 0 v
Ia 76 mA
Igl ~ 6,0 mA
Ig2 ~~ 67 mA
Ig3 0 mA
Vglp ~ 275 v
~ 1,65 w
Wmod ~ 57%) W
i 114 W
Wa 41 W
Wg2 19 W
Wo 73%) w
[l 64 %

1/10-43 *) vide pag. 0633/2 5401/3



PHILIPS
PENTODE

PC 1,5/100

> umups%mmsmn

Characteristics : H.F. Class 1, telephony
Kenulinien H.F. Klasse I}, Telephonie
Caractéristiques : H.F. Classe 1, téléphonie
Vo Karakteristicken: H.F. Klasse 13, telefonie
Caracteristicas : A.F. Clase B, telefonia
i dam 15
Wo (W) - o
5 'u'/a] PCis/o |
™ T Va <1500V ; RASE
100 |1 Vg2=300V 1 wa'—
- Vg3= OV | =
1 Vgr=—100V | 2
75 I
! y
v ¢ i ;
50 t
|
1,
A
- A z
5 = 1 Vg¥) 1
] 50 160 150 + 200 rant [ mA]
o Tant
~~ g2 [ /
— Va =1500Y
125 Yg2= 300 t v 500
5 g. ov 1 /1
==100V }
100} A 400
- Vi
J 75 300
I ‘
i
50 = ,y‘ Ig2 200
P 25 - 100
L L
Py as 1 v
0 50 160 150 200
15/3-39 540174



PC 1,5/100

PHILIPS
PENTODE

Characteristics : H.F. Class C, pp grid dulation
Kennlinien H.F. Klasse C, Fanggittermodulation
Caractéristiques : H.F. Classe C, modulation de grille d’arré
Karakteristieken: H.F. Klasse C, vangroostermodulation
Caracterfsticas : H.F. Clase C, modulacién de rejilla captadora.
., . dam 15
We ) “+ i s,
i PR
150 : Wo Hrso
Va =1500V
125 Vg2 = 250V 125
Vgi =~145V
100 Vgt 265V : 100
po? 4 %
75! ~H 75
50 ’ 15
25 a5
= I
¥ : ; EUER
F—~400 -300 —200 -100 0]
Iz
Igtfmé
1g2 L H Lant (mA)
a 11
" Va =1500V H
Vg2= 250V
125] Vg1 ==145V 500
Vghes 265V Lant 110
i is A o
» = '102'
75| 300
50 v 200
25 100
Igt
0 s F Va3 o
400 300 200 100 ) ot
15/3-'39 5401/4



PHILIPS PC 03/3A

PENTODE

;| PHHIPE%EMISQIDN

Use : H.F. amplifier
Verwendung : Hochfrequenzverstiirker
Utilisation  : Amplificateur H.F.
P Gebruikswijze: Hoogfrequentversterker
Empleo :  Amplificador de A.F
Cathode : Oxide-coated, directly heated
Kathode : Oxydkathode, direkt geheizt
Cathode : Cathode & oxyde, & chanffage direct
Kathode : Oxydkathode, direct verhit
Cétodo : Cétodo de 6xido, caldeado directamente
o7 Maa ey o e Tlet % = 20 V
o ekl a e e £ 0,24 A
S ete inriel et ~ 0,10 A
AR SRR R = max, 300 V
S e = max. 300 \
= max. 3,0 W
Ly el as = 6,0 W
o PR = max. 15 W
RS LT ~ 3,3
V,Vg2 =125V, A 14 mA/V
SRR T = max. 25 mA
ST SR e A~ 11 pF
S e ~ 8,5 pF
o eule wfsilislie A~ 0,2 pF
y 3 MHz | Vamax
5m 60 300 V
max 53
A~
a
<a
g3
2.
’ g @
i
P g
Fior
30438

1/10-'43 5251/1



PC 03/3A PHILIPS

PENTODE

PHIlIPS%EMISBIﬂN C
g

Caractéristiques : Ia-Va; Ig2-Va
ken :

Caracterfsticas

34759
¢ 03/3 |
.l

500 Val) 600

-
—

2 =
300

1 1
\ 1
\
|
\
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PHILIPS PC 03/3A

PENTODE

N
PHHIPS%EMISSH}N

Characteristics
Kennlinien s
Caractéristiques : Ia-Vgl; Igl-Vgl; Ig2-Vgl
P Karakteristieken : é |
Caracterfsticas  :
& (mA) 34760
150757 .
J
]
125 '
=300 s ar
K Rr A
W A
100 I
il /
/.
|
|
/ I
75 i
2
mA)
0 2
PN y
15 1
)
25 i 0 5
/
™\ 7 /T TF 5 25
[) e s itis & e G L
Wi} -
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PC03/3A

PHILIPS

PENTODE
uumps%smssmu

H.F, class C, telegraphy

H.F. Klasse C, Telegraphie

H.F. classe C, télégraphie Igl > 0

H.F. klasse C, telegrafie

AF. clase C, telegraffa

dam 15 dam 15
P ] R e

Va 300 250 300 v
Vgl ~— 80 ~— 80 ~— 130 v
Vg2 125 125 60 v
Vg3 o .} 0 0 v
Ia 16,5 16 40 mA
Igl ~~ 04 | ~ 0,45 | ~ 2,0 mA
Ig2 A 6,5 ] 8,0 e 6,0 mA
Vgl~ |~ 100 |~ 100 |~ 170%%)| Vv
Whf ~ 0,04 | ~ 0,04 | ~ 1,5¢) w
Wi 50 | 4,0 12 W
Wa - 2,0 1.7 6,0 w
Wg2 0,8 1,0 0,4 W
Wo 3,0%) 2,3* 6,0%) W
] 60 - 57,5 50 %

H.F. class C, telegraphy

H.F. Klasse C, Telegraphie

H.F. classe C, télégraphie Igl = 0

H.F. klasse C, telegrafie

A.F. clase C, telegrafia

2 dam 15 dam 15 dam 15 dam 15
hm hm hm
Va 300 250 300 250 | V
Vgl ~—120 |~ —120 - jJ~— 50 |~ — 50 v
Vg2 300 250 - 125 125 v
Vg3 0 0 0 of| v
Ia 19 18 13 12 mA
Igl 0 0 0 0 mA
Ig2 A 5,0~ 6,0 |~ 3,5\~ 3,5] mA
Vgl~ |~ 5 |~ 100 |~ 50 |~ 50 v
Whf 0 0 0 FOELIW.
Wi 5,7 4,5 3,9 30| W
Wa 2,7 2,0 1,9 15| W
Wg2 1,5 1,5 0,44 0,44 W
Wo 3,0%) 2,5%) 2,0* 1,5* w
7 52,5 55,5 51 50 %
**) two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen -
dos vél s

**%) one valve - eine Rohre - un tube - één buis - una vélvula

1/3-"40

*) vide pag. 06332
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PHILIPS
PENTODE

—

H.F.

H.F. Klasse B Teleph
H.F. classe B téléph
H.F.
AF

PHILIPS%EMI{SSIBN

. class B teleply

. klasse B telefor

ony
aonie
onie
. nie

. clase B telefonia

PC03/3A

A >15 m
Va 300 \A
Vgl ~ —35 v
Vg2 125 v
Vg3 0 v
Ia 12,5 mA
Igl ~ 02 mA
Ig2 S 0,4 mA
Vgl~ ~ 20 b ¢
Whi ~ <0,1 w
Wi 3,8 w
Wa 2,8 W
Wg2 0,1 W
Wo 1,0%) w
n 26 %

. class

H
H
H.F. classe C modulation de
H
A

F. C screen grid mgdulation
.F. Klasse C Schirmgittermodulation
F.

grille écran

.F. klasse C schermroosterthodulatie

.F. clase C modulacién d¢ rejilla pantalla

A >15 m
Va 300 v
Vgl ~— 80 v
Vg2 125 v
Vg3 0 YV
Ia 16,5 mA
Igl ~ 0,1 mA
Ig2 ~ 1,5 mA
Vgl~ ~ 9 v
Vg2~ ~ 1282 v
Whi ~< 01 w
WIf ~ 2,0%) w
Wi 5,0 w
Wa 3,0 w
Wg2 0,2 W
Wo 2,0%) w
7 40 %

15/9-'40

*) vide pag. 0633/2
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PC 03/3A

PHILIPS%EMIESIUN

H.F. class C supp grid modulation

H.F. Klasse C Fanggitter-modulation

H.F. classe C modulation de grille d’arrét

H.F. klasse C vangroostermodulatie

AF. clase C modulacién de rejilla supresora

7 >15 54 m
Va 300 300 wh
Vgl - 80 ~—85 v
Vg2 125 100 v
Vg3 — 50 — 50 v
Ia 9,5 26 mA
Igl ~ 0,8 ~ 0,4 mA
Ig2 ~ 12 ~ 16 mA
Ig3 0 0 mA
Vgl~ ~ 100 x  100***) ¥
Vg3~ ~ 50 A~ 45Y) v
Wh ~< 01 0,5¢) w
Wif 0 0 w
Wi 2,9 7,8 w
Wa 2,0 5,9 w
Wg2 15 1,6 w
Wo 0,9%) 1,9%) w
- 31 24 9%
m 75 %

**) two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas
#*+) one valve - eine Rohre - un tube - één buis - una vélvula

H.F. class C anode modulation

H.F. Klasse C Anodenmodulation

H.F. classe C modulation d’anode

H.F. klasse C anodemodulatie

AF. clase C modulacién de énodo

A >15 m
Va 300 v
Vel ~— 80 v
Vg2 125 v
Vg3 0 v
Ia 12 mA
Igl ~ 1,0 mA
Ig2 A 10 mA
Vgl~ ~ 115 v
Whi ~ 0,1 w
Wif A 1,8%) w
Wi 3,6 w
Wa 1,6 w
Wg2 1,3 w
Wo 2,0¢) W
7 56 %

PHILIPS
PENTODE

15/9-"40

*) vide pag. 0633/2
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PHILIPS PC 03/3A

PENTODE
8
~ pulups%ms,mn
H.F. class C anode- and screen grid modulation
H.F. Klasse C Anoden- und Schirmgitt dulati
H.F. classe C modulation d’anode et de grille écran
H.F. Klasse C de- en sch oostermodulati
p\ A.F. clase C modulacién de énodo y de rejilla pantalla
s >15 >15 >15 m
Va 300 300 250 v
Vgl ~— 80 ~ — 120 A — 120 v
Vg2 125 300 250 y 4
Vg3 0 0 0 v
Ia 15 15 14 mA
Igl ~ 0,7 0 0 mA
Ig2 Y 8,0 | ~ 3,0 |~ 4,0 mA
Vgl~ ~ 110 ~~ 70 A 90 b
Vg2~ ~ 125 ~ 300 ~ 250 v
Whi s 0,1 0 0 w
Wi ~ 28 |~ 2,7 | s 2,3 w
Wi 4,5 4,5 3,5 w
Wa 1,5 2,1 1,5 W
Wg2 1,0 0,9 1,0 w
Wo 3,0%) 2,4%) 2,0%)] w
7 67 53,5 57 %
M
)
£~
15/9-'40 5251/4

*) vide pag. 0633/2



PC 03/3A PHILIPS

PENTODE
nmuns%smssmn -
o/
Characteristics H.F. class B telephony
Kennlinien H.F. Klasse B Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B téléphonie
Karakteristiecken: H.F. klasse B telefonie
Caracteristicas H.F. clase B telefonia
A:>15m A 4
Wa
Wo (V) §
4 T R a5
3 = la=300V [ 1]
= / Vg1=-35V [
m Vg2=125v [ 1]
5 Vg3=0V j——
1
Ot i
- ‘.’l’ l? 60D
41
Ia
;gé(nm) Tant(mA)
/’
20 < 100
Vi
15 4 Va= 75
77 Wgl=-35V 11
,’ Vg2=125v | ]
10 < Ye3=0F g g
5 A 25
=1 -+ <
1111 = x [
oz — =L 0
0 20 0 60 ~
gt (V)
Fco40

15/9-'40 5251/4



PHILIPS
PENTODE

-~

PC03/3A

FHHIPS%EMISSIM

Characteristics : H.F. class C screen grid modulation
Kennlinien H.F. Klasse C Schirmgittermodulation
Caractéristiques : H.F, classe C modulation de grille écran
Karakteristieken: H.F. klasse C schermroostermodulatie
P Caracteristicas : A.F. clase C modulacién de rejilla pantalla
Wa -
Wo () 2:>15m L
Wg2 2
(T J T
HH ]
{58 -
6 L
Va=300V
Vgi=90V »
Vgl-z&OV
Vg3=0V
4d g E 4 a W:
L ] ) A
t 7 L
==
1 A
| s
2| LW 2
> at a
I
—
0 =
50 /[ 150 200 t1vg2(V,
{a Iant(mA)
60| Hrs0
Va.300V ot
Vgh=90V
Vgl =-80V T
Vg3=0V T
A\ 40 1! 1100
I a A
i
|
20 = : 50
zar 2
A +
- ] . =
0 0
0 50 100 150 200 Vg2(v) 250
15/9-40 5251/5



PC 03/3A PHILIPS

PENTODE
puuws%wssmu
W/
Characteristics : H.F. class C supp grid modulati
Kennlinien + H.F. Klasse C Fanggittermodulation
Caractéristiques : H.F. classe C modulation de grille d’arrét
Karakteristieken: H.F. klasse C vangroostermodulatie
Caracteristicas : A.F. clase C modulacién de rejilla supresora
3 &JW) A:>15m 25506
Wg.
47y T
T . =
y,
3 i
- va-300v 4
|| | Vgh=100V | /
| Vot =~ 80V || Wa
2 Vg2-125v o R
~— o 4
- 4
# 1 >
TV
1 . #
v 1
s
3 i
0 ——
-150 ~100 -50 vg3(v) |
timaA)
Ia
z;{mA) 125
[ Va=300V
s
201 Vg2=125v } 00
I
H /
== ] r/ 7
15 ] H- A7
™~ IBRy.4V.4
~ |/
A g
! - 21%0
g
A H
1 25
|
= [ | i "
0l — i T 1o
-150 -100 =50 vg3() o

15/9-"40 5251/5



PHILIPS PC 03/3B
PENTODE

p——
FHIUPS%EMISSIBN
All data of the pentode PC 03/3B are the same as those of type PC 03/3A,
except that: VE =40V
P If =913 A
Alle Daten der Penthode PC 03/3B sind die selben wie die der Penthode
PC 03/3A, mit ausnahme von: Vf =40V
¥ =113 A
’\ Toutes les données de la penthode PC 03/3B sont les mémes que celles
du type PC 03/3A sauf: Vi =460V
If =013 A
Alle gegevens van de penthode PC 03/3B zijn dezelfde als die van de
penthode PC 03/3A, met uitzondering van:
VE = 40V
If =013 A
Todos los datos del pentodo PC 03/3B son iguales a los del tipo PC 03/3A,
con excepcion de: Vf =40V
¥ =013 A
~\
1‘\
15/3-39

5251/1B
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PHILIPS PC 05/15

PENTODE

; Pumvs%mssmn

Use :  H.F. amplifier

Ver dung : ochfreq stiirker
Utilisation : Amplificatenr H.F.
-~ Gebruikswijze: H.F. versterker
Empleo :  Amplificador de A.F.

Cathode : Oxide-coated, directly heated

Kathode : Oxydkathode, direkt geheizt

Cathode : Cathode & oxyde & chauffage direct
Kathode : Oxydkathode, direct verhit

Cétodo : Cétodo de 6xido, caldeado directamente

4,0
1,1
0,40
max. 500
max. 300
max. 15
WBE, o leii s s viaineidy oo it apipra ol A 20
Wg2. . .00 GRS eSS R SRR max. 5 w
3,5
1,25 mA/V
max. 85 mA
10 pF
11,5 pF
0,2 pF

tineal
4g<<pp<

uglg2 . . . ...
S(Va=500V,Vg2 =150V,Ia =40 mA).

arebext

f f Qa

- a— 03
% ot B g3

1/10-43 5251/1



PC 05/15 PHILIPS

PENTODE

PHIIIPS%EMISSIM "

Characteristics :
Kennlinien $ e
Caractéristiques : > Ia-Va
Karakteristieken :
Caracteristicas

L
Ta(mA ) 27001
. rm
Vg2 300V
Vg3= 0V
500 =
‘400 ]
V;’-GOV
2 - 35V
4
AV 4 10
@ —
200 - = g
/. —t
17 —15V] y ;
100|
-40V
1
()
= 1
-65
a ()
o 250 ; 500 o 750 Va(V)e 1000

1/10-'43 53211



PHILIPS

PC05/15

PENTODE
~
puuws%&mssmu
Characteristics :
Kennlinien #
Canctériltiq\lx‘es $ Ig2-Va
PN Karakteristieken:
Caracteristicas :
Ig2(mA
PC 05/15
225
Vg2 = 300V
Vg3 =0V
2
175
\
1
150
\
125 AV
{ A\
\ A
_—— 11 »
Sl 3
\ N
50 5 N
\ N ™~
SVgl=45V_]
1
P 25 ~ L] 1,225V
A San=oas =01
? 625V—1 == -45V]
0 100 300 400 500 6§00 Va(V)
15/2-’40 532172



PC05/15 PHILIPS

PENTODE

FMI[IFS%EMISEIUN A4

Characteristics :

Kennlinien H
Caractéristiques : ) la-Vgl; Igl-Vgl; Ig2-Vgl
Karakteristieken: S
Caracterfsticas : W
1 i)
m EEEEEEE 6 300
| | ) I e +—--H
& | H ?
i Va=500V j
K Wg3=0V :
; -+ H250
T } T‘ Vi 1
] / /. /
; T
] 200
J
i
/
i
i 150
|
| i
| 100
\ 4
50
= It
g2 =200V—=H
3 2%; = 250)— 1]
&% 2200/ 92= 300 i A g
v & —‘0
- :
A5 =l 75 oS °r0 s B0 2B
ity 2

15/2-°40 53212



PHILIPS

PC 05/15

H.F. class C, telegraphy
H.F. Klasse C, Telegraphie
H.F. classe C, télégraphie Igl >0 &Igl = 0
H.F. klasse C, telegrafie
AF. clase C, telegrafia
- dam 15 dam 15 dam 15 dam 15
4 hm hm hm hm
(oo Va 500 400 500 400 |V
- Vgl ~—150 |~—150 |~—120 |~ —120 |V
o Vg2 300 300 300 300 |V
T v 0 0 0 o|v
20 Ia 65 55 35 35 | mA
; § Igl ~ 2,0 ~ 2,0) ~ 0 |~ 0 | mA
IF Ig2 A 17 I~ 17 |~ 10 |~ 10 | mA
5, Vgl~ |~ 210 |~ 200 |~ 120 |~ 120 |V
Whi ~ 0,4] ~ 04| ~ 0 |~ 0 w
7L Wi 32,5 22 17,5 14 w
! Wa 12,5 7,0 7,5 6,0 W
e Wg2 5,0 5,0 3,0 3,0l W
W/l Y '4 Wo 20*)) 15* 10* 8,0*)) W
Ul 61,5 68 57 57 o
H.F. class B, telephony
H.F. Klasse B, Telephonie
H.F. classe B, téléphonie
H.F. klasse B, telefonie
A/F. clase B, telefonfa
dam 15
4 hm
Va 500 v
Vgl ~—110 v
Vg2 300 v
Vg3 0 v
P Ia 30 mA
Igl ~ 1,0) mA
Ig2 ~ 1,5 mA
Vgl~ 75 v
Whi 0,151) w
Wi 15 W
Wa 11 w
~ Wg2 0,5 w
Wo 4,0*%) w
7 27 %
15/2-40 *) vide pag. 0633/2 5321/3



PC 05/15 PHILIPS

nnmps%emssmu <
H.F. class C, screen-grid modulation
H.F. Klasse C, Schirmgittermodulation
H.F. classe C, modulation de grille écran
H.F. klasse C, schermroostermodulatie
A.F. clase C, modulacién de rejilla pantalla

dam 15
2 hm
Va 500 v
Vgl ~ — 150 v
Vg2 225 i 5
Vg3 0 ;'S
Ia 40 mA
Igl ~ 0,3 mA
Ig2 ~ 1,5 mA
Vgl~ ~ 175 ¥
Vg2~ A~ 225%) v
Whe ~< 01 w
Wit ~ 5.0%) w
Wi 20 w
Wa 14 w
Wg2 0,3 w
Wo 6,0%) w
7 30 %
H.F. class C, suppressor-grid modulation
H.F. Klasse C, Fanggittermodulation
H.F. classe C, modulation de grille d’arrét
H.F. klasse C, vangroostermodulatie
AF. clase C, modulacién de rejilla supresora
1 dam 15
hm

Va 500 N
Vgl A — 150 N
Vg2 250 v
Vg3 — 110 v
Ia 24 mA
Igl A 2,0 mA
Ig2 ~ 20 mA
Ig3 ~ 0 mA e
Vgl~ ~ 190 ¥
Vg3~ ~ 110%) v
Whi ~ 0,4 w
Wif ~ 0 w
Wi 12 w
Wa 9,0 w
Wg2 5,0 w
Wo 3,0%) w A
Ul 25 %

15/2-'40 *) vide pag. 0633/2 5321/3



PHILIPS

s—

PC 05/15

PENTODE
PHIlIPS%EMlESIﬂN
H.F. class C, anode modulation
H.F. Klasse C, Anodenmodulation
H.F. classe C, modulation d’anode
H.F. klasse C, anodemodulatie
AF. clase C, modulacién de 4nodo
P dam 15
g hm
Va 500 v
Vgl ~ — 150 N
Vg2 200 v
Vg3 0 Wi
Ia 32 mA
Igl ~ 2.5 ~ mA
Ig2 ~ 25 mA
Vgl~ ~ 220 v
Wh ~ 0,6 w
Wif ~ 8,0?) w
Wi 16 w
Wa 6,5 W
Wg2 5,0 w
Wo 9,5%) w
7 59,5 %
H.F. class C, anode- and screen-grid modulation
H.F. Klasse C, Anode- und Schirmgittermodulation
H.F. classe C, modulation d’anode et de grille écran
H.F. klasse C, anode- en schermrcostermodulatie
A.F. clase C, modulacién de 4nodo y de rejilla pantalla
2 dam 15
» hm
Va 500 Y
Vgl a~ — 150 4
Vg2 300 v
Vg3 0 v
Ia 51 mA
Igl ~ 0,6 mA
Ig2 7 11 mA
Vgl~ ~ 180 v
Vg2~ ~  300%) V
Whe ~ 0,1 w
Wif % 14,52) W
Wi 25,5 w
Wa 9,5 w
Wg2 3,3 W
Wo 16*) w
7 62,5 %

15/2-'40

*) vide pag. 0633/2




PC 05/15

PHILIPS

PENTODE
1581
nuuws%m 5510 \
Characteristics : H.F. class B, telephony
Kennlinien : HL.F. Klasse B, Telephonie
Caractéristiques : HLF. classe B, téléphonie
Karakteristieken: H.F. klasse B, telefonie
Caracteristicas : A.F. clase B, telefonfa i
W’
Wa dam 15
Wo Fpean 25004
2" o
20
[pcos/is l
A Wo
I
151 22500V » |
Val=-110V ) P —Wa
Vg2= 300V I
Vg3= 0V |
1 t
7 t
A i
» 1
5] !
A A & AWQZ_,__
— 1
| e
0 = —
50 10 150 — Vgh(V)
Iant{mA)
Va =500V 250
gz(mn) Vgl=~110V BT EEE
Vg2=300V A
Vg3= 0V
200
7 |
, P
75 S 150
1L Ig#(ma)
lgiim4)
A o A S/
Z | z 100 5
1
1
25 7 50 25
pARr=d 2 .
|
0 ; == i 0
0 50 100 150 Vgia (V)
5321/4
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PHILIPS PC 05/15

PENTODE

P nmuns%tmssmu

Characteristics : H.F. class C, screen-grid modulation
Kennlinien H.F. Klasse C, Schirmgittermodulation
Caractéristiques : H.F. classe C, modulation de grille écran
Karakteristieken: H.F. klasse C, schermroostermodulatie
™ Caracterfsticas : A.F. clase C, dulacién de rejilla p 1l
:;: W) i: d"l':’mls 25002
wg2
e H
T 1
TrF] 1
T Wo —
Va =500V 8!
Vgl==150V ]
20 Vgt 175V wa 1T
Vg3= 0V
| HE
1! Wo2
!
0 = ==
100 200 300 400 H-Vg2(V,
HH
"
Va=500V
2 Vgla-150V )
Vgh =175V
Vg3=0V
150 300
Jant| 1
T
—_— 100 7 200
= fa T
Igt(m4)
50| 00 2
e I
I 1921 1
1 g7 I
0 | o
0 v 100 200 300 400 Vg2(v) 500

15/2-°40 5321/5



PC 05/15 PHILIPS

PENTODE
PHIlIPS%EMISSIUN w
Characteristies : H.F. class C, supp grid dulati
Kennlinien : H.F. Kiasse C, Fanggittermodulation

Caractéristiques : H.F. classe C, modulation de grille d’arrét
Karakteristicken: H.F. klasse C, vangroostermodulatie
Caracterfsticas : A.F. clase C, modulacién de rejilla supresora

dam 15 Wa
2 wo (W)
wy2
H.'OG/S_x
20
Va=500V
= =150V
N =190V 15
Wg2=250v
- 4110
= 1] 5
1’, AT P g
/ ~
bt
w. = 0
=3( : =4 g
la (mA) it ant Igl/
Ig2 Va= 500V .y (mA) (mA)
50 T=—150V 41200 4
N = 190V /|
=250V P apL
== 7 A 10 3
‘V
IHERS 5
2 &4
25 AN 100 2
7 ~+50 1/
0 : 0 0
-300%3 (V) -200 -100 0
Ja7q4

15/2-'10 5321/5



PHILIPS PE
PENTODE 2

— PHHIPS%EMISSH}N

Use :  H.F. amplifier
Verwendung : Hochfrequenzverstirker
Utilisation  : Amplificateur H.F.
= Gebruikswijze: Hoogfrequentversterker
Empleo : Amplificador A.F.
Cathode : Indirectly heated.
Kathode: Indirekt geheizt.
Cathode : & chauffage indirect.
Kathode: Indirect verhit.
Cétodo : caldeado indirectamente.
4 C3 TSRS RERSSRIES . s = 12,0 V
¢ S ISERE IR B ERER R S Al SIS XS SR ~ 0,9 A
} § ok SRR RO SR SR B A 5 S e ~ 1,0 A
L R e R | = max. 500 V
BN i e MO R R e BRI R ) = = max. 35 —W
WEES L s s d e v edsleie e 8 = 45 W
WEBZ s o % o o s w6 s oteisie oo o N = max. 6 W
pE ~ 3,9
A 2,5 mA/V
= max. 160 mA
~ 12 pF
~ 15 pF
~ 0,1 pF
= max. 170 'V
i MHz Va max
15 m 20 1000 V
5m 60 625 V
{ rr
a
k b 8
—2:—93 — ¥
——1—g g3
Kt %
Joése

15/2-'40 5396/1



/80 PHILIPS

PENTODE
tipsEmissin -
Characteristics ~ : Z
Kennlinien H
Caractéristiques : Ia-Va; Ig,-Va
Karskteristieken :
Caracteristicas  :
NI 1 I T 7 ] §
Q8 el | B3 2
i e e e
=
2
2 :

750

Senly
=,

1]

i
2

S S e

]
H
I
‘ i
\ I‘ ! vo{“l:l
I
Ails
1
gi 3
N\, N \ ! A i
N z Pld f
LAYH Sians
L4~ “
R INEY
—

W
L\
¢
150 300P
Il

300 600
250 500
200 4001~
00 2005
100
0
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PHILIPS PE 1/80

PENTODE

> punws%mssmu

Characteristics  :
Kennlinien 3
Caractéristiques : Ig,-Va

Karakteristieken :
" Caracteristicas :

.[ggmA) 35058

o O 1
=4

5 &
Y

-
Vi

(1] 200 400 60 Vvalv) soo
15/2-740 5396/2



PE 1/80 ~ PHILIPS

PENTODE
pmups%wssmn o
Characteristics
Kennlinien =
Caracteristicas (N
lIa(mA)
B 250
225
200
175
150
/ I/ \
& J
7 7125
B ] o
/ 0.~
rs <
/
/
. 75 L2
A 4 50 10
AW
4 o SOy 4
’({4 \ﬂ’\
ez am 0o 0
G5 =60 =5 100475 B0 =29 0
@W) J5059

15/2-*40 7 5396/2




PHILIPS
PENTODE

e FHI[IPE%EMISSIHN

H.F. class C, telegraphy
H.F. Klasse C, Telegraphie
H.F. classe C, télégraphie
H.F. klasse C, telegrafic
P A.F. clase C, telegrafia
dam 15 dam 15
s PRI e
Va 1000 750 625 v
Vgl ~— 170 |~ —170 }~-—170 v
Vg2 350 250 350 Y.
Vg3 0 0 0 v
Ia 120 120 216 mA
Igl ~~ 6 I~ 6 |~ 20 mA
Ig2 ~ 17 i~ 17 I~ 37,5 mA
Vgl~ j~ 250 . i~ 250 |~z 190***) ¥.
Whi ~ 1,51~ L5~ 4,0 w
Wi 120 90 135 w
Wa 35 30 70 W
We2 6 6 13 W
Wo 85* 60%), 65%) w
7 70,5 66,5 48,5) 9
H.F. class B, telephony
P H.F. Klasse B, Telephonie
H.F. classe B, téléphonie
H.F. klasse B, telefonie
A.F. clase B, telefonia
1 dnrlr\ 15 Sm**)
nm
N Va 1000 625 v
b Vgl ~— 80 ~ — 100 v
Vg2 350 400 v
Vg3 0 0 v
Ia 48 150 mA
= Igl ~ 2,50 | ~ 201) mA
L 1g2 N T mA
Vegl~ ~ 60 A ek i
Whe ~< 03|~ s W
Wi 48 94 w
Wa 35 70 W
Wg2 1,4 6.4 w
Wo 13%) 24’ w
27 25 9
_— 7 %
#%) two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen -
dos vélvulas
**%) one valve - eine Réhre - un tube - één buis - una vélvula

PE 1/80

15/2-740 *) vide pag. 0633/2

5396/3



PE 1/80 PHILIPS

unuws%smssmu —
H.F. class C, screen-grid modulation
H.F. Klasse C, Schirmgittermodulation
H.F. classe C, modulation de grille écran
H.F, klasse C, schermroostermodulatie
AF clase C, modulacién de rejilla pantalla
i dalx:n 15 Sm**) X -
Va 1000 625 v
Vgl ~ — 170 ~—170 iy
Vg2 250 250 v
Vg3 0 0 v
Ia 53 148 mA
Igl ~ 1,5 |~ 15 mA
Ig2 ~ 25 |~ 10 mA
Vgl~ ~ 200 A 220%**) ¥
Vg2~ A~ 250%) |~ 250 %) v
Whi ~ 0,3Y) | ~ 6,5') w
WIf ~ 5% =~ 5,0?) A\
Wi 53 93 w
Wa 35 70 W
Wg2 0,6 2,5 w
Wo 18 %) 23%) w
7 34 25 %
H.F. class C, suppressor-grid modulation
H.F. Klasse C, Fanggittermodulation
H.F. classe C, modulation de grille d’arrét
H.F. klasse C, vangroostermodulatie
AF. clase C, modulacién de rejilla supresora
i da;:n 15 Sm**)
Va 1000 625 v
Vgl ~—170 ~ — 100 ¥
Vg2 300 200 v
Vg3 —140 |~— 75 v
Ia 38 112 mA
Igl ~ 24 |~ 22 mA
Ig2 ~ 20 ~ 57 mA
Ig3 = 0 0 mA
Vgl~ A~ 200 ~  165%**%) V ol
Vg3~ ~ 280 |~ 659 v
‘Whi A~ 0,5 |~ 5,04) W
Wif 0 0 w
Wi 38 70 w
Wa 28 54 w
Wg2 6 11,4 w
Wo 10 %) 16 *) w ~
7 26,5 23 %
**) two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen
dos vilvulas
*#*) one valve - eine Rohre - un tube - één buis - una vélvula

15/2-'40 *) vide pag. 0633/2 5396/3



PHILIPS
PENTODE

P

puums%smssmu
H.F. class C, anode modulation
H.F. Klasse C, Anodenmodulation
H.F. classe C, modulation d’anode
H.F. klasse C, anodemodulatie
A.F. clase C, modulacién de dnodo
dam 15
A hm
Va 1000 v
Vgl ~— 170 v
Vg2 275 v
Vg3 0 v
Ia 40 mA
Igl ~ 4,5 mA
Ig2 ~ 21 mA
Vgl~ ~ 200 v
‘Whi ~ 09 w
Wif ~ 202) W
Wi 40 W
Wa 14 w
Wg2 5,8 w
Wo 26*) w
7 65 %
H.F. class C, anode- and screen-grid modulation
H.F. Klasse C, Anoden- und Schirmgittermodulation
H.F. classe C. modulation d’anode et de grille écran
H.F. klasse C, anode- en schermroostermodulatie
AF. clase C, modulacién de 4nodo y de rejilla pantalla
dam 15
A hm
Va 1000 v
Vgl ~—170 \
Vg2 250 %) v
Vg3 0 v
Ia 84 mA
Igl ~ 4 mA
g2 ~ 15 mA
Vgl ~ 200 v
Va2~ ~  250%) v
Whi ~ 0,8 W
WIf N~ 445%) w
Wi 84 w
Wa 24 W
Wg2 3,8 w
Wo 60*) w
7 71,5 %

**) Rg2 = 50,000 Ohm,

PE1/80

15/2-"40

*) vide pag. 0633/2
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PE 1/80 PHILIPS

PENTODE

PHIHPS%EMISEIUN L

Characteristics : H.F. class B, telephony
Kennlinien : H.F. Klasse B, Telephonie
Caracteristiques : H.F. classe B, téléphonie
Karakteristicken: H.F. klasse B, telefonie
Caracteristicas : A.F. clase B telefonia

WV’
dam 15
Wa a3 o
wo (W) w2 (W)
125 r;r/sa,zs
" Va= 1000V "
o390
75) 320V 15
Wo'
4
10
Za T o2
0 = e
P 1
[ ant ‘ Tant Ia
Vaw 1000V v.d (mA) mA)
@IM Vgi=—80V 4 400 100
15 ¥ 300 75 .
//,, 23 \/
X
10 A 200 50
V.
5 Ll 100 25
= o1 -
== FE an 00
0 50 100 150 iV

15/2-"40 5396/4



PHILIPS PE 1/80
PENTODE
N
phites € mssin
Characteristics : H.F, class C, screen-grid modulation
Kennlinien H.F. Klasse C, Schirmgittermodulation
Caractéristiques : H.F. classe C, modulation de grille écran
PN Karakteristiecken: H.F. klasse C, schermroostermodulatie
Caracteristicas : A.F. clase C, modulacién de rejilla pantalla
Wa 1: dalr:n 15
Wo (W)
wzb 34753
PE 1/80
100
Va=1000V
’:‘170V
' =200}
V. 4
P
0 Wa
25 P ,I/
T -
! >
0 J;( 3 57
11, 1 ¢ Rt &
B Va= 1000V ar mA)
20 %& -{70V 400 100
V=, .
Vg3 =0V A
15 5
~~ 300 75
/ //
10 A 200 50
A Vi
V.o 4 H /
zas ; Z 100 25
9
- v 4
w2s I
=0
7 00 200 300 400 500 6002 (V) 3 g
15/2-740 5396/5



PE1/80

PHIllPE%EMISSIUN

Characteristics :
Kennlinien

Karakteristieken:
Caracteristicas :

H.F
H.F.
Caractéristiques : H.F.
H.F
AF.

. class C,

Sl

PHILIPS
PENTODE

rid

PP g
. Klasse C, Fanggittermodulation
classe C, modulation de grille d’arrét
. klasse C, vangroostermodulatie
. clase C, modulacién de rejilla supresora

5, dam 15 rfv’a
hm |'%1772(9'/)
T 1] 77700190
-
= 1000V
Vg1=—170V 20
v =200V
=300V /
7, 4|
4 39
¥
" 20
7 |
5 10
~ B,
—3( 3 = 0
Ia 5 Iant
2™ )
100 400
Va= 1000V fant
5 Vgl=~170v 5
s .'\l-_-m h7'4
4 ’
2=300V 5 (meA)
//
50 - 200 10
- &d I'
25 AREEP e 00 §
—— B
e zad| 58
0 G | EEE f=p
=300 @3] -200 e
34754
15/2-°40 5396/5

A~ 4



PHILIPS PE 04/10

PENTODE

) PHIHPS%EHISSIUN

Use : H.F. amplifier
Verwend : Hochfreq rk
Utilisation  : Amplificateur H.F.
Gebruikswijze: Hoogfrequentversterker
Empleo ¢+ Amplificador de A.F.
—
Cathode : Indirectly heated
Kathode : Indirekt geheizt
Cathode : A chauffage indirect
Kathode : Indirect verhit
Cétodo : Caldeado indirectamente
NE - i o vl e e B = 120V
§ £ N s S UL DR e i o e e g e =3 0,65 A
 { it o macapzome R I s s e S e e P ~ 0,8 A
MBS - ey e avom Sk em ol e = max 300 V
WA 4w e v v e el 3l b ange il s = max 10 W
o ZE RO B PSPPI SR SR i T - = 15 W
Wg2 IR OURE ReSs OTE DL O W | = max 3,0W
.............. ~ 25
S (Vu = 500 V Vg2 = 300 V, Ia = 25—30 mA) =~ 7,5 mA[V
oo v o ata mw v e e el s e e = max mA
(¢ ke e TR R R ST SR s R S ~ 7,5 pF
e e R b S s g ~ 16 pF
L R N e o A ~ 0,1 pF
LY g g A e P I S SR - L R B e =max 175 V
AE Va max
- 3 Telegr. Mod. Va
600 V*
15 m 20 ; oS 500 V
S5m 60 450 V 400 V
* Ig, = 0 mA.
i e
\ Ma
£f =
k, b
o
93 g
g1 W
-~ b
36726_

15/1.’42 5306/1



PE 04/10 PHILIPS

TRIODE

PHIlIPS%EMISSIDI <

Characteristics :
Kennlinien &
Caractéristiques : Ia-Va; Ig2-Va
Karakteristieken :
Caracteristfcas :
O’
: g
B
5 3
R
= S5HS
= : 18
D
1
‘ S
]
1
\ :
\ Hi
il L
| 1
\
N
N |
N N ~f
B AN - §
- = = i
=1 ~ X
T gl O
[S)
RS S ] ] <
15/1."42 5306/1
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PHILIPS PE 04/10

PENTODE

i
PHIUPS%EMISSIDN

Characteristics  :
Kennlinien £
Caractéristiques : Ig,-Va

A Karakteristieken :
Caracterfsticas :

Igi(mA)
50 35056

A

20

10

0 .
0 200 400 600 Va

15/2-’40 5306/2




PE ,04/10 PHILIPS

PENTODE

PHIHPS%EMISSIUN "

Characteristics :
Kennlinien H
Caractéristiques : Ia-Vg,; Ig,-Vg,
Karakteristieken :
Caracterfsticas @ »
A
Ia
oz (A
[PEDH
|8
1, Y
vas
100
J
J
/ f80
/ ]
o
7 N
71 ]
S/ 09
60
/.
J
J
/.
40
"
-
/.
y, 20
4
= —
y, A\pie=
Y HE- -Cal -‘L_ﬁ L~
g S o A R ] 117
= e R e 110
20 Wil -15 -10 =5 0
¢ J5055

15/2-40 5306/2



RHILIRS PE 04/10
PENTODE
—
pumns%zmssmu
H.F. class  C, telegraphy
H.F. Klasse C, Telegraphie
H.F. classe C, télégraphie Ig, >0
H.F. klasse C, telegrafie
PN AF. clase C, telegrafia
2 dam 15 dalt:nls 5 m**)
Va 500 400 450 Y
Vgl 50 50 40 v
Vg2 250 250 210 v
Vg3 0 0 0 Y
Ia 50 50 89 mA
Igl 5,0 5,0 8,0 mA
Ig2 ~ 12 ~ 12 &~ 18 mA
Vgl~ ~ 65 ~ 65 A 55%+*) v
Whf 0,33 ,33 1,0 W
Wi 25 20 . 40 W
Wa 10 9,0 20 w
Wg2 3,0 3,0 3,8 W
Wo 15%) 11%) 20%) w
7 60 55 50 %
H.F. class C, telegraphy
H.F. Klasse C, Telegraphie
H.F. classe C, télégraphie Igy =0
H.F. klasse C, telegrafie
A.F. clase C, telegrafia
2 dam 15 dam 15 dam 15
hm hm hm
Va 600 500 400 Vi
Vgl ~—I10 ~—10 A~—50 v
Vg2 275 250 400 Vi
Vg3 0 0 0 v
Ia 35 30 34 mA
Igl ~ 0 ~ 0 ~ 1,0 mA
s— Ig2 ~ 8,0 ~ 17,0 & 1,5 mA
Vgl~ ~ 10 ~ 10 ~ 55 Vi
Whe ~ 0 o8 ~ 0,06 w
Wi 21 15 13,5 W
Wa 10,5 7,5 7,0 w
Wg2 2,2 18 3,0 W
Wo 10,5%) 7,5%) 6,5*) w
n 50 50 48 %
#*) two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas.
***%) one valve - eine Rohre - un tube - één buis - una vélvula.

15/2-40

*) vide pag. 0633/2

5306/3



PE 04/10

15/2-"40

*) vide pag. 0633/2 5306/3

PHILIPS
pmups%mmsmn i "
H.F. class B, telephony
H.F. Klasse B, Telephonie
H.F. classe B, téléphonie
H.F. klasse B, telefonie
A.F. clase B, telefonfa
-
i i oo 5 m**)
m
Va 500 450 v
Vgl ~—15 ~—I11,5 : 3
Vg2 300 250 A
Vg3 0 0 ¥
Ia 26 52 mA
Igl ~ 3 ~ 30) mA
Ig2 ~ 3 ~ 6 mA
Vgl~ ~ 10 a2 10,5%**) £
‘Whi < 0.1) ~  0,41)4) w
Wi 13 23,4 w
Wa 9 19,4 w
Wg2 0,9 1,5 w
Wo 4,0%) 4,0*) w
n 31 17 %
H.F. class C, suppressor-grid modulation
H.F. Klasse C, Fanggittermodulation
H.F. classe C, modulation de grille d’arrét
H.F. klasse C, vangroostermodulatie
AF. clase C, modulacién de rejilla supresora
dam 15
i e 5 m**)
Va 500 450 N
Vgl ~—50 ~—30 v
Vg2 250 135 4
Vg3 —140 —110 h 4
Ia 10 42 mA
Igl ~ 1,0 ~ 12 mA
Ig2 ~ 11 ~ 37 mA
Ig3 0 1,0 mA
Vgl~ ~ 55 s 50%%%) )
~ s 3 ~ 2
Vg3 ~ 140%) 110%) v
‘Whi ~ 0,06 ~ L04) w
Wif 0 0,5 w
Wi 5,0 18,9 w
Wa 3,5 15,2 w
Wg2 2,8 5,0 W
Wo 1,5%) 3,7%) w
7 30 19,5 %
= R W
two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas.
**#*) one valve - eine Rohre - un tube - één buis - una vélvula.



PE 04/10

—
pmups%tmssmu
H.F. class C, anode modulation
H.F. Klasse C, Anodenmodulation
H.F. classe C, modulation d’anode
H.F. klasse C, anodemodulatie
s AF. clase C, modulacién de énodo
2 dam 15
hm
Va 500 v
Vgl ~—50 v
Vg2 200 ¥
Vg3 0 b 4
Ia 16 mA
Igl ~ 3,0 mA
Ig2 ~ 15 mA
Vgl~ ~ 60 v
Whe ~ 0.2 w
Wif ~  4,0%) w
Wi 8,0 w
Wa 3,0 w
Wg2 3,0 w
Wo 5,0%) w
7 62,5 %
H.F. class C, anode- and screen-grid modulation
H.F. Klasse C, Anoden- and Schirmgittermodulation
H.F. classe C, modulation d’anode et de grille écran,
H.F. klasse C, de- en sch dulatie
AF. clase C, modulacién de 4nodo et de rejilla pantalla
2 da;:n 15 5 m**)
Va 500 400 ¥
Vgl ~—50 ~—40 v
Vg2 210°) 150°°) v
Vg3 0 0 v
Ia 32 64 mA
Igl ~ 20 ~ 90 mA
Ig2 ~ 10 ~ 10 mA
Vgl~ ~ 60 P LA v
7 Vg2~ ~ 210%) ~ 150?) v
‘Whi 0,12 0,8 w
Wif 9,02) 142) w
Wi 16 25,6 w
Wa 6,0 13,1 W
Wg2 2,1 1,5 4
Wo 10%) 12,5%) w
7 62,5 49 %
o~ °) Rgy, = 29000 Q.
) Rgy, = 25000 Q.
**) two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas.
*#%) one valve - eine Rohre - un tube - één buis - una vélvula.

15/2-'40

*) vide pag. 0633/2
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PE 04/10 PHILIPS

PENTODE

: PHIlIFS%EMIESIﬂN " g

Characteristics : H.F. class B, telephony
Kennlinien : H.F. Klasse B, Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B, téléphonie
Karakteristiecken: H.F. klasse B, telefonie
Caracterfsticas : A.F. clase B, telefonia

-
Wa . dam 15
w6 () f i
w2 3508
* i
S B R
a=500V
1=-15V
2=300V
15 Vg3=0V N
10 2= .
S > ;ugé_
OQ J w 1 [l "m
L, I
Igl,
Tant (mA
é s 0y £ =
%0 =300V 250
g =0V I
% ms 200
> 150 A
2 o 50
= e
0 o
0 S 10 15 gin() 20

15/2-"40 5306/4



PHILIPS PE 04/10

PENTODE

~ numps%wssmn

Characteristics . class B, telephony (two valves)

H.F.
Kennlinien : H.F. Klasse B, Telephonie (zwei R#hren)
Caractéristiques : H.F. classe B, téléphonie (deux tubes)
~~ Karakteristieken: H.F. klasse B, telefonie (twee buizen)
Caracterfsticas A.F. clase B, telefonia gdos vélvulas)
Wa A:5m
o
mamEE R
=315y
40 Vg2=250V
Vg3=0v
LW
30 =z =
V.l
20 I L
P4
10 H-1A A
T >
-~ foe? |
/_ fepnt ] ! |
0 mEE; 2 Kz
Tant , 4 !
Va=450V "
By mA) Vi = 11,5V L2200
g2 2= 250V ABE
=0V
-l 150 #
) I:
100 ~
/ .
50 VAR
A /'l
o= )
P et [z
ol = Lt
0 77 20 30 Wil

1/10-43 5306/5



PE 04/10 . PHILIPS

PENTODE
PHIlIPS%EMIESIﬂN

Characteristics H.F. class C, grid modulati
Kennlinien : H.F. Klasse C, Fangwlttermodulation
Caractéristiques : H.F. classe C, modulation de grille d’arrét
Karakteristicken: H.F. klasse C, van.groostermodm.ue
Caracteristicas AF. clase G, i6n de rejilla sup
Wa
A: 15
= m Wo (M
Wg2
[PE G470 ] 10
Va=500V
Vgta~50V
Vatp=55V o~
Vg2 =250V
A5
. —
7 VAT TN R | |
4 B
P e ™
[
L —— | 0
3l W
T G
la fant
Ig1(m. 7 Jant(mA)
g2 a
20 41100
1 //
5 H Z
~o/H
,/, N
10 LA 50
A A u
Bpa8s 2T
7 BV 3 ™
W4
1
T H gt
= H
Vg3(V)-300 ~200 -100
99049

1/10-43 5306/5



PHILIPS PE 04/10

PENTODE

-~ pumns%mnssmn

. class  C, suppressor gird modulation

Characteristics H.F.
Kennlinien : H.F. Klasse C, Fanggittermodulation
Caractéristiques : H.F. classe C, modulation de grille d’arrét
A Karakteristieken: H.F. klasse C, vangroostermodulatie
Caracterfsticas A.F. clase C, modulacién de rejilla supresora
A:5m
Wa
Wwo (W)
wg2
= =2l
Va= 450V = 4
Vg1=-30V pa
Vgip =50V ' A
g2 =135V :
10
= i i = a4
& 0
TV =200 ﬁ-t-a Yl
la
ig? (mA) A lant (mA)
g2
200 200
150 150
A
—_ ’
100 A 100
I’
ll !
50 PR ] 50
A 5 g ] T2
T I
0 & T 0
=250 Vg3(~200 =150 =100 =50 0

442050
1/10-43 5306/6
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PHILIPS PE 05/15

PENTODE
™ — pmuns%mssmu
Use : H.F. amplifier
Verwendung : H.F. verstirker
Utilisation : Amplificateur H.F.
s— Gebruikswijze: H.F. versterker
Empleo : Amplificador de A.F.
Cathode : Indirectly heated
Kathode : Indirekt geheizt
Cathode : A chauffage indirect
Kathode : Indirect verhit
Cétodo : Caldeado indirectamente
N e . PIIRE T I S S A S [ 12,0 V
i e o o e o UM 0,37 A
Isat . 5 o & ST A i e o T 1 0,5 A
VB SWws® v e e oialel s e o e fiee max. 300V
WR % vt o0 v o e ses b fiem w15 W
MWL - st v e ols, s o b n o llen 200 W
WEB: » o 0.5 2 o v o5 w'ale v o nwoe g maxs =5 : W
UBIBR 5 o o oo o s acs, mincsi o a s o = QRS 3,0
S(Va = 500 V, Vg2 = 200 V, Ia = 40mA) ~ 1,5 mA/V
Ik. . . v o5 e e = max. 85 mA
Gt .5 £ 5,7 pF
Cfgl. . ~ 12,7 pF
Cagl . ~ 0,12 pF
ViR : - = max. 200 V
Va
2 MHZ max.
5 m 60 500 V
—
3 ]
% ffr @a Sﬁ‘
g
02 4
g7 g3
— -
g2
ok 30
30440

1/10-’43 5326/1



PE 05/15 PHILIPS

PENTODE
PHIllPS%EMIESWN W
Characteristics : g
Kennlinien :
Caractéristiques : > Ia-Va; Igl-Va
Karakteristieken :
Caracterfsticas :
2 )
H
=
S
18
- g <
oy
& . :% i §
Bt 5 S
\

o
I

R
I

2NN 7 |\ )
. : -
.
- J Pl
£ R R
W
8

350,
60 500,

1/10-43 5326/1



PHILIPS PE 05/15

PENTODE

™ PHIUPS%EH!BSIHN

Characteristics @
Kennlinien S
Caractéristiques : Ig,-Va
— Karakteristicken :
4 Caracteristicas @

J5205

FERSS] |

800 Va(v)

al |y
-

12 =300V

400

youd
O

S L /
£ s i
-
) i v

E A
Eq o>
~=
8@ 8 8 8 8 3

=
1/3-40 5326/2



PE 05/15

1/3-40

PHILIPS

PENTODE
—~
unuws%mssmu U
Characteristics :
Kennlinien 3
Caractéristiques : s 1a-Vg,; Ig,-Vg,
Karakteristieken : “
Caracteristicas : L
Ia (mA)
[P 05 T 100
f
I
90
=500
’ [
Y Y H
’ 70
J1 1]
]
I
Sf<f<f—60
ZL 7
ey 1
1 50
J !
[ il
I i
/ I 4,
:
7 7
Fi
90 £
I Ph/
mA)
20 10
/ T
L A F .
4 &rd 7
. A § ‘\__«
w1 58 4 e annman ) )
WitM50 25 00 75 50 25 0
35283
5326/2



PHILIPS PE 05/15

PENTODE

iy pnmps%fmssmu

HF class C telegraphy
HF Klasse C Telegraphie
HF classe C télégraphie Igl =0
HF klasse C telegrafie
~~ AF clase C telegrafia
A >15 >15 5%*) m
Va 500 400 500 v
Vgl A~ — 150 ~ — 150 ~ — 100 A
Vg2 300 300 300 v
Vg3 0 0 0 v
Ia 33 33 120 mA
Igl 0 0 0 mA
Ig2 R~ 6 ~ 6 ~ 15 mA
Vgl~ ~ 150 ~ 150 A 10D%%e) 1V
Whi 0 0 0 w
Wi 16,5 13 60 w
Wa 8,0 7,0 30 w
Wg2 1,8 1,8 4,5 w
Wo #8,5%) 6,0%). 30%)| W
i % ..4-:2* v 2 %
"y
HF class C telegraphy 4%
HF Klasse C Telegraphie
HF classe C télégraphie Igl >0
HF klasse C telegrafie
AF clase C telegraffa
2 >15 >15 5%%) 5%¢) m
H
Va 500 400 500 400 v
Vgl ~—150 |&v—150 j~—110 j~—100 v
Vg2 300 300 225 235 Y
Vg3 P 0 0 0 0 v
Ia & 587 058 140 140 mA
Igl ~ 5 I~ 5 |~ 13 |~ 12 mA
. iG] B2 | Bl Bl V]|~ 18] mA
Vgl~ |~ 180 |~ 180 |~ 120***)i~ 115%** v
Whf |~ 0,9~ 0,9~ 1,61~ 14 W
Wi 29 23 70 56 w
Wa 15 13 30 26 w
Wg2 4,5 4,5 4,3 42| W
59 Wo L 14 10%), 40%) 30%) W
& B *
LA a8 57 350 9
A\ ’1 e ﬁ)‘ — > %
%) two valves- zwei Rohren - deux tubes - twee buizen -
dos vélvulas
*##) one valve - eine Rohre - un tube - 6éa buis - una vélvula.

15/3-"41 *) vide pag. 0633/2 5326/3



PE 05/15 PHILIPS

PENTODE
pumps%mmsmn ‘
HF class C screen grid modulation
HF Klasse C Schirmgittermodulation
HF classe C modulation de grille écran.
HF klasse C schermroostermodulatie
AF clase C modulacién de rejilla pantalla
2 >15 50%) m ‘.
Va 500 500 v
Vgl ~— 110 ~— 130 v
Vg2 125 125 v
Vg3 0 0 v
Ia 38 78 mA
Igl ~ 8 N 15 mA
Ig2 ~ 12 N 15 mA
Vgl~ ~ 140 ~ 140 N
Vg~ | &~ 125 |~ 1259 v
Whi ~ 1,2 |~ 2,1 w
Wi N 1,6%) | ~ 21) w
Wi 19 39 w
Wa 14,5 29,5 w
Wg2 1,5 1,9 w
Wo 4,5%) 95%)| W
7 24 24,5 %
HF class C pp gri dulation
HF Klasse C Fanggittermodulation
HF classe C modulation de grille d’arrét
HF klasse C vangroostermodulatie
AF clase C modulacién de rejilla supresora
2 >15 5%*) m
Va 500 500 v
Vgl A~ — 240 ~— 90 v
Vg2 275 165 v
vg3 — 40 — 40 v
Ia 20 62,5 mA
Igl ~ 1,5 53 9 mA
Ig2 ~ 18 ~ 37 mA
Ig3 0 0 mA
Vgl~ ~ 250 A 105%*¢ v
Vese | &~ 400 |~ 45 v wr
‘Whe ~ 04 |~ 1,5 W
Wif 0 0 w
Wi 10 31,2 w
Wa 6,5 24,6 w
Wg2 5,0 6,1 w
Wo 3,5%) 6,6%) w
7 35 21 %
m 80 90 %
**) two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas -
##%) one valve - eine Rohre - un tube - één buis - una vélvula

15/3-"41

*) vide pag. 0633/2 5326/3
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H.F. class C, anode modulation
H.F. Klasse C, Anodenmodulation
H.F. classe C, modulation d’anode
H.F. klasse C, anodemodulatie
. A A.F. clase C, modulacién de 4nodo
2 dam 15
2 hm
Va 500 v
Vgl ~—160 v
Vg2 200 ¥
Vg3 0 ¥
Ia 22 mA
Igl A 4,0 mA
Ig2 ~ 20 mA
Vgl~ ~ 180 v
‘Whe ~ 0,7 w
Wif ~ 5,5 w
Wi 4 w
Wa 4,0 w
Wg2 4,0 W
Wo 7,0 %) W
7 o4 %
H.F. class C, anode- and screen-grid modulation
H.F. Klasse C, Anod und Schirmgitt dulation
H.F. classe C, modulation d’anode et de grille écran
H.F. klasse C, anode- en schermroostermodulatie
AF. clase C, modulacién de 4nodo et de rejilla pantalla
P dam 15
i hm
Va 500 N
Vgl —150 A
Vg2 300%*) v
Vg3 0 Y.
Ia 40 mA
Igl 3 mA
~ Ig2 11 mA
Vgl~ 160 v
Vg2~ 300 v
‘Wh ~ 0,5 w
~ 26 w
_+7wi 20 w
Wa 10 w
Wg2 3,3 W
P Wo 10%) w
7 50 %
*%) Rg2 = 18200 ohm.

1/3-40 *) vide pag. 0633/2 5326/4
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Characteristiecs : H.F. class C, screen-grid modulation
Kennlinien H.F. Klasse C, Schirmgittermodulation
Caractéristiques : H.F. classe C, modulation de grille écran
Karakteristicken: H.F. klasse C, schermroostermodulatie
Caracteristicas AF. clase C, modulacién de rejilla pantalla
Wa( )
Wo (W, . dam 15
2%
25 FE08]15
20H-1va =500v 1L, Wal irg
11 Vgl ==110V i P
[ vgtv=140V 1 L 7
Yg3 =0V £
15]
A
/1 Wo
10 /"/ /
A 4
/'
l'
7
5 Wg2
4 T -
A
0 == H
Ia 50+ 100 ——— 150 - 200+ 250 300 Vg«?(l )
2 (mA A Tant (mA)
— Va =500V I , 400
Vgl ==110V[TTi P
Vgt =140V [T o [ ant
H-1— Vg3 =0V + 7
75 : e 300
Pyt
"
50 200
4 i
I’ o
25 100
o 4 e et
P - =g
— H I
(7} 1 I ]
g 50 100 150 200 250 300 Vg2(v,
30446
1/3-140 5326/4
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P

Characteristics :

Kennlinien

Caractéristiques :
o~ Karakteristieken:
Caracteristicas :

PE 05/15

PH!UPS%EMISSIBN

H
H

.F. class

H.F. Klasse C, Fanggittermodulation
£ 01
F.

C, suppressor-grid modulation

classe C, modulation de grille d’arrét

H.F. klasse C, vangroostermodulatie

AF. clase

C, modulacién de rejilla supresora

Wa
Wwo (W) As dnﬁnls
Wg2
Va =500V Gl H1A
Vgl =-240V Wo /1]
- Vgt = 250V
Vg2 =275V
. Wa
o~ 4 &
,f
5 =
T W21
7 ' &
2 ;5 50| 2.
03 (i)
Ia (ma
192( . ant (mA)
Va =5
50 Vgl —-240V 250
Vgin=250V LT
> Vg2 =275V s
P »
30 150
20 =% 90
Vo 10 50
gw 75 50 25 t)a
Vg3 (v) 20447
1/3-40 5326/5



PE 05/15 PHILIPS

PENTODE

PHI[IFS%EMISSWN -’

Characteristics : H.F. class C, anode modulation
Kennlinien J1.F. Klasse C, Anodenmodulation
Caractéristiques : H.F. classe C, modulation d’anode
Karakteristiecken: H.F. klasse C, anodemodulatie
Caracteristicas : A.F. claze C, modulacién de 4nodo
-
;/:( W) Az da{,‘;nls 25149
W2 e
« Vgt =-160V
Vg2=200V
Vg3= 0V
- Vgh= 180V Wo 3
20
o Wa ]
10 =
=
_— - - — %2"
0
250 500 750 va(y)
111
Ia tHH
Ig1 (mA) Vgl=-160V
g2 Vg2= 200V
g3=0V
& Vo= 180V fant(mA)
] =
40 “400
30 300 | —
lant 1
s -
20 S = 200
. -
101 L= 02 hoo
= Ig1
0 1 0
0 250 500 750 Va(V) 000

b 1/3-40 5326/5
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Use : H.F. amplifier
Verwendung : Hochfrequenzverstirker
Utilisation  : amplificateur H.F.
Gebruikswijze: hoogfrequentversterker
Empleo : amplificador A.F.
P .
Cathode : indirectly heated
Kathode : Indirekt geheizt
Cathode : a chauffage indirect
Kathode : indirect verhit
Cétodo : caldeado indirectamente
8 L P o6 i B SV TR 5.0 BN LB MO T E 5 = 6,3V
SRR e S R e e s Bt BETe e Ly L m 1,3 A
o AT GRS TR B e SRR S ~ 800 mA
D R LR R SRR AR LR DK = max. 300 V
P E LS PR IENTRIG S BEE MNRET B = max, 25 W
2 B ERE - B ESETRE BE AR NSRS SN = 30 W
Wg2 ................... o & =W
.................. A~ 5
S (Va = 600V, Vg2 = 300V, Ia=40mA) . ~ 4 mA/V
.................... = max. 130 mA
Csf .................... ~ 8,6 pF
Cfgli - Lol B 4 b Hoioie vime e gl 9 ~ 14 pF
0 R C e T s BRGNS AL 0 CEC ~ 0,1 pF
Y A TR S HERE SR RS R 5 = maxes 4. Y
Va max
A MHz
Telegr. Mod. Va
5m 60 600 V 500 V
rm.
L. a— M-
i £t
bx
k 2
g EE g
2 -
4 - - Eg] g3
o
e a2
J5I26
1/3-’40 5366/1



Characteristics  :
Kennlinien 5
Caractéristiques : Ia-Va
Karakteristieken :
Caracterfsticas  :

PHILIPS
PENTODE

I
& s
| 8
B He
i 1
1
3 1
;3 !
,‘ 8
‘.
1
t 1
‘ S
; =
e
= R
Al \ v
e H bl N\ 1
' S 8 S T
Kt § 2 S & 8
1/3-40

5366/1
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Characteristics :
Kennlinien 3
Caractéristiques : 1g2-Va
(Y Karakteristieken : %
Caracterfsticas  :
. 8
SE
8 s
L
. 8
]
f
8
]
/
— 17
J
J
i
iV AN 8
— L] o : : i L
7 - b
;EE -—— '— -
SO o S e°
38 8 § B8 8 8
1/3-'40 5366/2
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Characteristics @
Kennlinien H
Caractéristiques : g Ia-Vg,; Ig,-Vg,; Ig,-Vg,
Karakteristieken :
Caracterfsticas ¢
S
Ig2
Ia (mA)
[7e 05740 600
Va =600V
500
J
/
/.
Fa
Vi
7 300
/
200
7
/ Ig1 A e
: (mA)
/ 100 10
/ Fi
l, P11 9 s -
'I 7 4| 11 | ] '
L /4 74 =z L 1 e
EeZ et /4 ITTT 0 0
-60 -% ~0 =30 -20 -10 0 10 20
vat (V) 35009

17340 : e
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LF class B amplification (two valves)
NF Klasse B Verstirkung (swei Rohren)
BF classe B amplification (deux tubes
LF klasse lB3 versterking (twee buizen)
am;
BF clase plificacién (dos vélvulas)
Va 600 ¥
Vgl ~ —45 v
Vg2 ~ 300 W
Vg3 0 N
Ia (Vgl~ = 0) 68 mA
Ia (Vgl~ = max) 225 mA
Igl ~ 0 mA
{;2 ~ 36 mA
gl~ ~ 45 v
Vglgl~ ~ 9 3 ;
Wi 135 w i
Wa 45 w i
Wgl 0 w !
Wg2 10,8 w |
Wo 90 &) w !
Ra 1500 Ohm i
Raa 6000 Ohm
P 67 %
HF class C telegraphy
HF Klasse C Telegraphie
HF classe C télégraphie
HF klasse C telegrafie
AF clase C telegrafia
2 >15 >15 ey m
Va 600 600 600 v 1
Vgl ~—15 ~—A40 ~—55 v !
Vg2 300 300 160 - ¢ :
Vg3 0 0 0 ¥
Ia 109 109 188 mA
Igl N ~ 0 ~ 3 mA ]
e 1g2 ~ 11,5 ~ 11 ~ 12 mA
Vgl~ ~ 9 ~ 40 ~  85%**) v
Whi ~ 02 0 ~ 05 w
Wi 65 65 113 w
Wa 20 25 50 w
Wg2 3,5 3,3 1,9 v
Wo 45*) 40*) 63*) w
o—— 7 69 62 56 %
%) two valves - zwei Rihren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas
*#%) one valve - eine Rihre - un tube - één buis - una vélvula

15/3-"41 *) vide pag. 0633/2 5366/3
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HF class telepbony
HF Klasse B Telephonie
HF classe B téléphonie =
HF klasse B telefonie
AF clase B telefonfa
A >15 S %) m
Va 600 600 v i
Vgl ~ —40 ~ —38 v
Vg2 250 250 N
Vg3 0 0 v
Ta 60 104 mA
Igl 01) 01) mA
Ig2 ~ 3,0 ~ 5,5 mA
Vgl~ ~ 20 R 17,5%¢%) ¥
01) x~  0,21)) w
Wi 36 63 w
Wa 25 50 w
Wg2 0,75 14 w
Wo 1% 13 *) w
7 30,6 20,5 %
HF class C screen grid modulation
HF Klasse C Schirmgittermodulation
HF classe C modulation de grille écran
HF klasse C schemroontermod\datxe
AF clase C ion de rejilla p 11
p ! 5% m
Va 600 j &
Vgl ~ —55 ¥
Vg2 130 ¥
Vg3 0 i
Ia 93 mA
Igl P 0,7 mA
Ig2 ~ 3 mA
\;gl:u A 65 e v
Vg2~ ~ 150%) ¥
Wh ~ 0,31) w
Wif ~ 21) v
Wi 56 w
Wa 39 w
Wg2 0,4 w
Wo 17+%) w
7 30,5 %
#*) two valves « zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas
#%3) one valve - eine Réhre - un tube - een buis - una vélvula

15/3-"41 *) vide

pag. 0633/2

5366/3
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HF class C anode- and screen g:id modulation
HF Klasse C Anoden- und Schirmgittermodulation
classe C modulation d’anode et de grille écran
F klasse C de- en sch dulatie
AF clase C modulacién de dnodo et de rejilla pantalla

A >15 54 m
Va 500 500 » L
Vgl ~ —T5 A~ —55 4
Vg2 300 °) 160 °°) 2, ]
Vg3 0 i
Ia 114 146 mA
Igl ~ 1,4 ~ 2 mA
Ig2 ~ 10 ~ 10 mA
Vgl~ ~ 90 N 154 v
Vg2~ ~ 300%) ~ 160%) v
Whi ~ 0,1 ~ 0,3 w
Wi ~ 30?9 ~ 409) w
Wi 55 3 w
Wa 17 33 w
Wg2 3,0 X
Wo 38*) 40*) w
7 69 55 %

00
%
. kes

Rg2 = 20000 Ohm,

Rg2 = 34000 Ohm.

two valves - zwei Réhren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas
one valve - eine Réhre - un tube - één buis - una vélvula

15/3-41

*) vide pag. 0633/2
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Characteristics :” LF class B amplification (one valve)
Kennlinien {iNF Klasse B Verstirkung (eine Rohre)
Caractéristiques : BF classe B amplification (un tube)
Karakteristieken:? LF klasse B versterking (cen buiszl
Caracteristicas :?BF clase B amplificacién (una vélvula)

Wa A
wo'®
50 mammman = 25570
Q=
Vgi= -45V / 7(%)
40 Vg2=300V [
Vg3= 0V - -
Ra =150040 /'
Raa=60004)
23 y . =
B
><
20 = v ~ L
10 =5 25
Ole= :l - 0
™ 2 UJRAN O Vg i)
I
100
» g2 (W)
75 r‘{ - 7,5
| LY | ! d(%)
e EEd g 5 5 WV
P
o L A
25 N ~ 2 25 25
0 i
0 20 40 wwny). ©
J8055
15/3-41 5366/4
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Characteristics : HF class B telephony
Kennlinien : HF Klasse B Telephonie
Caractéristiques : HF classe B téléphonie
Karakteristicken: HF klasse B telefonie
A Caracterfsticas : AF clase B telefonfa
' W R e
wo a2 (w)
S0 a7 T T T TTT S
mRREEE Eay
Va=600Y SN
40 Vgi=—d0V 4
=250/ ]
g3=0V /
30 e
20 o o i P4 2
H ”
10 T 1
—’ = i /ll
0 7 7 A
N A
150 300
Va=6 4
mA g z
0 100 o . 200
o T
‘JA "r‘,
- // /
5 %0 yamrz s 100
A
ot a - = §
) e
— o o & 0
0 10 20 30 Vgiv(V) 40
35011

15/3-41 5366/5
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Characteristics : HF class B telephony
Kennlinien : HF Klasse B Telephonie
Caractéristiques : HF classe B téléphonie
Karakteristieken : HF klasse B telefonie
Caracterfsticas : AF clase B telefonfa
two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas o
VM//; (w} A:5m
wz 35010
{ { PE 06/40
e
G1="
= W92 250V EEBE==
g2=0V :
50 ik
L~ 4 i
= . T
-t H -
25 | -
>
0 =aEas=sal 2
o 1D 2 V) I
| Zant (™)
i e 250
Va =600V B
Vgi=—36V
Vg2=250Y <1 200
- Vg3=0V
o s 2
A ~
Ig2 3 150
(mA) ‘/ H ” | —
= ! ,1, L
50 zanm 100
25 =4 - 50
J I i o
0 ) 20 30 W~ V)

15/341 5366/5 B8
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—

Use : Oscillator, H.F. amplifier
Verwendung : Oszillator, Hochfrequenzverstirker
Utilisation : Oscillateur, amplificateur H.F.
— Gebruikswijze: Oscillator, hoogfrequentversterker
Empleo : Oscilador, amplificador de A.F.

Cathode : Indirectly heated

Kethod. : Indirekt gehei

Cathode : A chauffage indirect

Kathode : Indirect verhit

Cétodo : Caldeado indirectamente
63 :V*
08 A*

500 *)

g
g€<<g

——

w

T

3 mA/V?Y)
60 mA*®)
3,8 pF*)
1,5 pF*
0,05 pF *)

. 100

*) per unit - jede Einheit - chaque unité - per eenheid - cada unidad

1/10-'43 4339/1
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TETRODE
puuws%emssmu-- &
Characteristics
Kennlinien s
Caractéristiques : > Ia-Va; Ig2-Va
Karakteristieken :
Caracterfsticas
per unit - jede Einheit - chaque unité - per eenheid - cada unidad V’
| S
5 §
! ="
S
L 8
— 2
R & —ﬁ
T il
o
|
= §
IS4
! i 2
I i‘
g
1
\ Ny IWH
| I H
\ ; S e
N ¥ !
\ IS A MBI
™~ \ \ 1
~ N T
5o 5 \ N
—— N o M
< . i
pr i \) %L—
A &
E o T |7 o g
53
mhan B
L&

1/10-'43 4339/1
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TETRODE
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Characteristics :
Caractéristi . Ia-Vgl; Ig2-Vgl
ppe e ol B g
PN Caracteristicas :
Ia
12 (mA)
— 250
Va-MV 200
Q et —
/ n
LR el 150
yime
/
/
/
/
)
y y 50
/ A
/ / y
/ 7
= 1 ﬂgE: ]
M E e ‘ﬂ T 5
3 R -0 0 0 W g N, P
ng,) J6462
1/10-'43 4389/2
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Characteristics : H.F. class C telegraphy (-elf excited, two v-lveo)
Kennlinien : H.F. Klasse C Telegraphie (selbsterregt. zwei Rihren)
Caractéristiques : H.F. classe C télégnghlz (auto-exené, deux tubes)
Karakteristicken: H.F. klasse clf-geéxciteerd, twee buizen)
Caracterfsticas : A.F. clase C telegrafia antoexc:udo, dos vélvulas)
i<lm &
& L3 % % N N OEoa,
£ 8
=g ] ) & % B
=38 8 9 g e . ny S
N -
& 1S
HHE
=
i
+
T ~
.
& et
R \"’%E&"
= vai
{3
w4
N
i
I
‘ T
i
i i 3
\ \ ] 1 1
\ /
E3
\ ]
I
vy
Q
h WAV A
L\
= )
& -
S o
eee § ¥ 8
i 3 L —
838 R R "RaB W s

1/10-"43 4339/2
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Use : H.F. amplifier (forced aircooling)
Verwendung : Hochfrequenzverstirker (mit forcierter Luftkiihlung)
Utilisation  : Amplificateur H.F. (refroidi par air forcé)
Gebruikswijze: Hoogfrequentversterker (met geforceerde luchtkoeling)
Empleo : Amplificador de A.F. (refrigeracién forzada por aire)

Cathode : Tungsten, two phase filament

Kathode: Wolfram, Zweiphasen-Heizfaden

Cathode : Tungsténe, filament biphasé

Kathode: Wolfraam, tweefasen gloeidraad

Cétodo : Tungsteno, filamento bifédsico
b TR N R TR P 8 S = 22,0 V
B . N P R B o A~ 39 A
L0 el SR R S e SR N ~ 8. A
Wa . . = max. 4 kW
Wat. . & G iwieswite = 4,2 kW
[ o S i a8 el e S SR AR R S g S ~ 22
Sgn=0,5A).. ol ~ 7 mA/V
(7 e T s T ~ 2 pF
R R v ~ 26 pF
Cag . . o o v o ~ 22 pF

Va max
A MHz
Telegr, | Mod. Val
60 m 5 12 kV | 10 kV
15 m 20 10 kV 8 kV

Ti;max = 45° C

max 194

1/10-°43

3602/1
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Characteristics
Kennlinien 2
Caractéristiques : Ia-Va; Ig-Va
Karakteristieken :
Caracterfsticas
Ta{A)
10 TAL 720 ]
9
o
o &
P
A
¢ PPN
7
A
A
/ iy
5
/
N 1 ig(4)
N\
44 A 2
Vi
4 A&
N’
3 \"' 4 15
MVARD 4
WY
Vi - N
2y 1
\ A 7
P AMEE 4 ‘ K
.\)(\ WY VITA L/ A Iy
Vi N
N / d Y 2
,'\ 01 / 4 /I // Y 717 Qfs
P A1V P A
b4 - ri LAY
A T D177 7 ardrd
] = 5 g P B P > 0
0 5. 10 15 Va(kV)
ss5617

1/10-43 36021



PHILIPS TAL 12/10
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L.F. class B amplification (two valves)
N.F. Klasse B Verstirkung (zwei Réhren)
B.F. classe B amplification (deux tubes)
~~ L.F. klasse B versterking (twee buizen)
B.F. clase B amplificacién (dos vélvulas)
Va 10 8 kV
Vg ~—375 ~—300 v
Ia (Vgp = 0) 0,5 0,34 A
Ia (Vgp = max.) 1,73 3,2 A
Ig gp = max.) ~ 0,12 N 0,35 A
Vgp ~ 550 ~ 650 v
Vegg'p ~ 1100 ~ 1300 v
Wi 17,3 25,6 kW
Wa ~ 5,7 8,0 kW
Wi ~ 66 ~ 230 w
Wo 11,6°) 17,6%) kW
Ra 3070 1400 ohm
Raa 12 280 5600 ohm
7 67 69 %
H.F. class C telegraphy
H.F. Klasse C Telegraphie
H.F. classe C télégraphie
HLF. klasse C telegrafie
A.F. clase C telegrafia
A > 60 > 15 m
Va 12 10 kV
Vg ~— 0,7 - 0,6 kV
- Ia 1,21 1,45 A
Ig ~ 0,28 ~ 0,26 A
Vg~ NS ~ 1,08 kV
Whf ~ 300 ~ 275 w
Wi 14,5 14,5 kW
Wa 4 4 kW
Wo 10,5 *) 10,5 *) kW
~~
” 72,5 72,5 %
1/10-’43 *) vide pag. 0633/2 3602/2
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H.F. class B telephony
H.F. Klasse B Telephonie
H.F. classe B téléghonie
H.F. klasse B telefonie
A.F. clase B telefonfa
A > 15 > 15 m
Va 8 6 kV
Vg ~ —0,3 ~ —0,19 KV
Ia 0,75 1 A
Ig ~ 02| ~ 0352 A
Vgp ~ 0,325 ~ 0315 KV
Whf A 0,171) ~ 0,221) kW
Wi 6 6 kW
Wa 4 4 kW
Wo 2%) ™) kW
7 33 33 %
H.F. class C anode modulation
H.F. Klasse C Anodenmodulation
H.F. classe C modulation d’anode
H.F. klasse C anodemodulatie
A.F. clase C modulacién de énodo
A > 60 A0 m
Va 10 8 kV
Vg ~ —08 ~ —0,7 kV
Ia 1 1 A
Ig ~ 044 0,325 A
Vep 12 ~ 1,15 kV
‘Whi ~ 0,53 ) 0,375 kW
‘Wmod ~ 5 ~ 4 kW
Wi 10 8 kW
Wa 23 2 kW
Wo 1,7:%) 6*) kW
7 7 7 %

1/10-43

*) vide pag. 0633/2
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Characteristics H.F. class C telegraphy
Kennlinien H.F. Klasse C Telegraphie
Caractéristiques : H.F. classe C télégraphie
. Karakteristieken: H.F. klasse C telegrafie
Caracteristicas : A.F. clase C telegrafia
A:>15m
Wa
Wo (W) 7(%)
AL
L
o
e Va = 10KV b
g=-600V ,
Vgp=1050V /
v - o =
5 BE> wa-150
~ e
/| ] /
A1 LA
7.
//
200 T ;
e EP P mbe(%)
\ zan
w), ) ! o zant antll)
12 — 0, 1
\ 2
\ v f
\ 2
-~ \ ‘// Plal
T
05 1 BvERE 5 05
// ///’ \ 1
N\
P
=N 4
= br
0 . o0 == A o o
0 400 800 1200 Vo V)
44205/

1/10-'43 3602/4
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Characteristics : H.F. class B telephony
Kennlinien : H.F. Klasse B Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B téléphonie
Karakteristieken: H.F. klasse B telefonie
Caracteristicas A.F. clase B telefonia
A:>15m
Wa
Way)
10,
r”
75 Bk B
v L ooy -1 .y
: /!
. ! ;
1 -
- 1 I —
7
25H-—==r pas
|
0 =
20 Ugp (V)
y
B A lant (4)
mbr (%)
7 S e 10 1
N /V
/]
o
wd P
\Vd )
P W
|
1
05 7 > 5 05
vd A AN
N
P Ao "
bt N
- ‘\\ 4]
7 =
= R E o -’
» [ 11
0 1 110
0 200 400 600 Vao(V)

1/10-’43 3602/4
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Characteristics : H.F. class B telephony
Kennlinien : H.F, Klasse B Telepbony
Caractéristiques : H.F. classe B téléphonie
Karakteristicken: H.F. klasse B tclefonie
Caracteristicas A.F. clase B telefonfa
A:>15m
I Z]
Walew)
10 TALY.
WS
b J E"f a | pd
I A
5 1}
T 1 B s | |
- v
0 [
Vap
- IalA, lant (£)
Ig(A) mbr (%)
r e - 0 1
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\‘\ P
\\ 74 L LA
o5 1 NG 5 05
N,
N L4
\‘ ,
N
i = * mbr ]
o 0 L1110
o 200 400 600 Vgp(V) g
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TAL 12/10 PRITAFS

TRIODE
FHIUPS%EMISS!UH

Characteristics : H.F. class C anode modulation
Kennlinien : H.F. Klasse C Anodenmodulation
Caractéristiques : H.F. classe C modulation d’anode
Karakteristicken: I.F. klasse C anodemodulatie

A

Caracteristicas F. clase C modulacién de énode

A:>15m
Wa
o ) 2(%)
b 100
Va=8kV ﬂl
Vg- -700V %_—_
Vgp =1150 V'
5 pammn 50
,A
d p,
Y
P4 S~ 11
- ?
ly 0
Tl
{g@, : ant(A)
mbr (%)
1 N 10 1
N /’ -
7 - 1
E !
7
\/
05| N 5 05
d/ - 7
7
4 7
7
pY
0 - . Nmbr TT0
0 400 800 1200 Vgp (V)
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RRAIARS TAW 12/10

TRIODE

~ pulups%wssmu

Use : H.F. amplifier (watercooled)

Verwendung : H.F.-Verstiirker (wassergekiihlt)
Utilisation  : Amplificateur H.F. (refroidi par eau)

~ Gebruikswijze: Hoogfrequentversterker (watergekoeld)
Empleo : Amplificador de A.F. (refrigerado por agua)

Cathode : Tungsten, two phase filament

Kathode : Wolfram, Zweiphasen-Heizfaden

Cathode + Tungsténe, filament biphasé

Kathode : Wolfraam, tweefasen gloeidraad

Cétodo : Tungsteno, filamento bifdsico
Vi N R o e v e . = 220 V
H s ey« 3 el Al e e e T ~ 39 “A
IROE T 6 e et 503w Yaoei et g TR T g 1) Y 8 A
), & D e Ry GO NI v e S LT | SRR = max. 7,5 kW
Walsi-Saalal o ss SO TR [Py S G O35 | . 10 kW
[T e G SRS R (S ~ 22
S ga = 0 A) v o e e e 4 ~ 7 mwA/V
Caf . . ... oe Sy ~ 2 pF
L o s o B S S e S s T N S A~ 26 pF
T e e e R O . . ~ 22 pF

T,—T, =
Tymax = 6
oy =
T &)
N
- g8
i g
g
-\ g
£ 1

s

44043
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TAW12/10 PHILIPS
TRIODE
puuws%zmssmu >
Characteristics :
Kennlinien s
Caractéristiques :
Karakteristieken :
Caracteristicas A
=a(a)
10 TAw 12]70 |
8
Vil
Z vy P\
y
/i
6 ]
AVES
A
/
St/
: 1)
E L 2
4 e
s 15
VS 7T X =
EN £ : v
“H oo/ :
AXAY
N f) ,/ I
114 \\ - 4 7 as
N
Vi P &
0 = 1 ] v
0 | 5 valky,
L 38047
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PHILIES TAW 12/10
TRIODE :
_— s mssin ————
L.F. class B amplification (two valves)
N.F. Klasse B Verstirkung (zwei Rohren)
B.F. classe B amplification (deux tubes)
L.F. klasse B versterking (twee buizen)
B.F. clase B amplificacién (dos vélvulas)
“«
Va 8 kV
Vg ~— 300 v
Ia (Vg~ = 0) 0,34 A
Ja (Vg~ = max) 1,8 A
Ig (Vg~ = max) ~ 170 mA
Vg~ ~ 500 v
Vgg~ ~ 1000 v
Wi 14,4 kW
Wa 5 kW
Wg ~ 85 W
Wo 9,4%) kW
Ra 2440 Ohm 4
Raa 9760 Ohm
" 65 %
H.F. class C telegraphy
H.F. Klasse C Telegraphie
H.F. classe C télégraphie
H.F. klasse C telegrafie
AF. clase C telegraffa
i >60 >15 m
Va 12 10 kV
Vg ~—100 ~—600 v
Ia 1,7 1,7 A
m—— Ig ~ 035 ~ 028 A
Vg~ ~ L1 ~ 1,07 KV
‘Whi ~ 385 ~ 300 w
Wi 20,4 17 kW
Wa 5,4 5 kW
Wo 15%) 12¢) kW
N n 73,5 70,5 %
15/142 *) vide pag. 0633/2 3601/2
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TAW 12/10 PHILIPS
TRIODE
pumus%zmsswu -
A e
H.F. class B telephony
H.F. Klasse B Telephonie
H.F. classe B téléphonie
H.F. klasse B telefonie
AF. clase B telefonfa
A >60 >15 m Y
Va 12 10 kV
Vg ~—A435 ~—360 v
Ia 0,93 1,0 A
Ig ~ 0351 | ~ 0351 A
Vg~ ~ 285 ~ 245 v
Wh A~ 2001) ~ 1701) w
Wi 11,2 10 kW
Wa 15 6,7 kW
Wo 3,7%) 3,3¢) kW
7 33 33 %
H.F. class C anode modulation
H.F. Klasse C Anodenmodulation
H.F, classe C modulation d’anode
H.F. klasse C anodemodulatie
AF. clase C modulacién de énodo
A >15 m
Va 8 kV
Vg ~—1700 v
Ia 1,0 A
Ig ~ 0,325 A
Vg~ s 1150 V. N—
Whe ~ 0,375 kW
Wif ~ 4 kW
Wi 8,0 kW
Wa 2 kW
Wo 6*) kW
7 75 %
) —
*) vide pag. 0633/2 3601/2
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PHILIFS TAW 12/10

TRIODE :
PHIHPS%EHISSW!

Characteristics ¢ . class B amplification (one valve)

L.F.
ennlinien ¢+ N.F. Klasse B Verstirkung (eine Réhre)
Caractéristiques : B.F. classe B amplification (un tube)
Karakteristicken: L.F. klasse B versterking (één buis)
Caracterfsticas B.F. clase B amplificacién (una vélvula)
walkw)

5 N 7 T
EENREEE B T %)
Va=8000V yi
Vg=—300V 7

. Ra= 24404 ¥ oo
Raa=9/60.0, »

3 S ; 75

i~ N
e / a L
2 A i f 50
7 o P 7
premte=] ',;,/
1 i 25
WE: vl
O0}= = 0
@ Axi 4 580 ‘""r‘y
Ia(4) Ig(mA)
7 200
j 7
! —
A d(%)
05 - 100 10
7 1T
/,
et - lll 5
| = - 1,, -
0 PN ~ o o0
0 200 400 600 Vgr(v)
38054
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TAW12/10 PEEEIPS

TRIODE

. Characteristics : H.F. rlass C phy
Kennlinien H.F. Klasse C Telegraphie
Caractéristiques : H.F. classe C télégraphie
Karakteristicken: H.F. klasse C ulegnze
Caracterfsticas : A.F. clase C telegrafia
A:>15m
S A o
20 mfw
Va=10kV 7
Vg=-600V BE==c Wo
Vgp = 1070V &
10| 7 pd 4 A 50
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p e
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PHILIPS TAW 12/10

TRIODE

~ puuws%fmssmu

Characteristics : H.F. class B telephony
Kennlinien : H.F. Klasse B Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B téléphonie
/'\ Karakteristieken: H.F. klasse B telefonie
Caracterfsticas : A.F. clase B telefonfa
zg (kw) A:>60m
TAL72/10]
! Va= 8000V
Vg=-290V ]
-
|
l y
5 o
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TAW 12/10 PHEGIRS

TRIODE
FHI[IFS%EHIESIUN

Characteristics : H.F. class C anode modulation
Kennlinien H.F. Klasse C Anodenmodulation
Caractéristiques : H.F. classe C modulation d’anode
Karakteristieken: H.F. klasse C anodemodulatie
Caracterfsticas A.F. clase C modulacién de énodo
A2 =15 m
Wa (kW)

Wo ? (%)
10, 100
Va=8kV !

Vg=-700V ]

Wo———
=1150V A
5 Yap ay. , s
7
X Vi
d A |
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o o TAW12/10

TRIODE

~ FHIlIPS%EMIESIUN

Characteristics H.F. class C telegraphy (controlled, two valves
Kennlinien H.F. Klasse C Telegraphie (gesteuert, zwei Réihren
Caractéristiques : H.F. classe C télégraphie (commandé, deux tubes
. Karakteristicken: H.F. klasse C telegrafic (gestuurd, twee buizen)
Caracteristicas A.F. clase C telegrafia (mandado, dos vélvulas)
A:<10m
R o
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PHILIPS
TRIODE

~

Use

3

TA 12/20

FHI[IPS%EMIESIUN

Modulator, HF amplifier (watercooled)

Ver

Utilisation
Gebruikswijze:
Empleo H

Modul HF Verstiirker (wassergekiihlt)
Modulateur, amplificateur HF (refroidi a ’eau)
Modulator, hoogfrequentversterker (watergekoeld)
Modulador, amplificador AF (refrigerado por agua)

Cathode : Tungsten
Kathode: Wolfram
Cathode : Tungsténe
Kathode: Wolfram
Cétodo : Tungsteno

15 m 20 12 kV | 10 kV

Vol aq 20 1/min
TyTy = 14°C
T, max = 60 °C
a
g
=7
15/3-'41 3631/1



TA 12/20 PHILIPS

TRIODE
anus%mmsmn >
Characteristics ¢
Kum!mun 3
m% . g Ia-Va; Ig-Va
Caracterfsticas :

|
i
:’,! =

=

K

H

A ]
3 N \
\
™ Q
\\ (S}
. C ;‘ \‘ N
%" N “\ ] Fh
\\ N I \/
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? " %‘L WL
1 | ETTS
\E, o
R R RSO P
<
3 8 E 58 8.
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PHILIPS TA 12/20

TRIODE
-~ pnmps%mmsmn
HF class C telegraphy HF class B telephony
HF Klasse C Telegraphie HF Klasse B Telephonie
HF classe C télégraphie HF classe B téléphonie
HF klasse C telegrafie HF klasse B telefonie
AF clase C telegrafia AF clase B telefonfa
-
A >15 >15 | m A >15 m
Va 12 10 | kV Va 12 kV
Vg ~—600 |~—500 | V Vg ~—200 4
Ia 2,7 2,7 A Ia 1,54 A
Ig ~ 04~ 042 A Ig ~ 0,241)1 A
Vg~ |A 1800 |~1600 | V Vg~ | ~ 435 ) 2
Whf - ja~ 720 |~ 670 | W Whi | ~ 210%) w
Wi 32,4} 27 |kW Wi 18,5 kW
Wa 10,4 9 |kW Wa 13,5 kW
Wo 22 18 kW Wo 5,0%) | kW
n 68 67 | % 7 27 %

HF class C anode modulation
HF Klasse C Anodenmodulation
HF classe C modulation d’anode
HF klasse C anodemodulatie

AF clase C modulacién de énodo

A > 15 m
Va 10 kV
Vg |~ —900 v
Ia 1,4 A
e Ig ] 0,5 A
Vg~ | ~ 2100 v
Whf | ~ 1050 w
wif [~ 79 | kW
Wi 14 kW
Wa 4,5 kW
Wo 9,5%) kW
N 7 68 %

15/3-"41 *) vide pag. 0633/2 3631/2



TA 12/20 i

TR

PHH!PE%EMISSIUN

ILIPS
IODE

G
Characteristics : HF class B telephony
Kennlinien : HF Klasse B Telephonie
Caractéristiques : HF classe B téléphonie
Karakteristiecken : HF klasse B telefonie
Caracterfsticas : AF clase B telefonfa 4
A
Wa A>15m
wo (kW) 24874
e T
11
11 T
REZRE = Wa
15 Va=12kV 1 1]
Vg=-200V >
> a
1 |
el e
bt
5
I~
—
0| = -
250 500 750 - Vg~ (V)
B(A) H "\ lant(4)
25 L ammm by
Va=12kV P
Vg=-200V
20 - — 20
I Jant |
| i~
A P
15 e 5 .
7 -
Ig(mA)
= 7 \-/
10 - 1o 250
P& & b?' [}
1 #
05F ~ - 5 125
P .~
-l - =
ol = 0
] 250 500 750 VgnlV)
15/3-41 3631/2




PHILIPS TA 12/35

TRIODE

N —_— pumns%wssmn

Use : H.F. amplifier (watercooled)

Verwendung : Hochfrequenzverstirker (wassergekiihit)
Utilisation  : Amplificateur H.F. (refroidi a l’eauz
Gebruikswijze: Hoogfrequentversterker (watergekoeld)
Y Empleo : Amplificador de A.F. (refrigerado por agua)

Cathode : Tungsten, three phase filament
Kathode : Wolfram, Dreiphasen Heizfaden
Cathode : Tungsténe, filament triphasé
Kathode : Wolfram, driefasen gloeidraad

Cétodo : Tungsteno. filamento trifésico

. = 49,0V
. A 3Ix50
. R 25 A
o= max 15 kV
. = max 18 kW
. = 20 kW
. R 25
.~ 15 mA/V
) 4,5 pF
) 60 pF
ot A 25 pF

2 MHz Va max

Telegr. { Mod. Va
15 20 15 kV 12 kV

Vol aq 20 l/min
T,—T; = 13°C
Tymax = 60°C

—@

) : ¥ 3 )
1 =
\ IEEE
~, M | g
| LLS‘U‘ L\'/’j
— | 3 -
r N =
o ﬁmf
15/1-42 3651/1
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TA 12/35 | PHILIPS

TRIODE

PHIHPB%EMISSIUN >

Charasteristics  :

Kennlinien H
Caractéristiques : > Ia-Va, lo-Va
Karakteristieken :
Caracteristicas
L
M| \\HI
SR 4
N =S
\ =
- ‘ g
C \
e 71
A}
v~
\
=
1
: §
\
< \
s
AV 8
e
- \
\
4 r /!
[
-+ 8
h
3
= I -
t
\ N  § e
SN
> h \ u
P - -
\ H —g
A N \ |
- N N\
| N N
N
1 N - ~ h /
= 4 N -
To— i = = N\
< =+ T = |
L) 2 S © S) ‘

15142 3651/1



P
PHILIPS EMISSION
L.F. class B amplification (two valves)
N.F. Klasse B Verstirkung (zwei Réhren)
B.F. classe B amplification (deux tubes)
- L.F. klasse B versterking (twee buizen)
B.F. clase B amplificacién (dos vilvulas)
Va 12 kV
Vg ~ —450 v
Ia (Vgp = 0) 0.8 A
Ia (Vgp = max.) 5 A
Ig (Vgp = max.) ~ 0.7 A
Vep 850 v
Veg'p ~ 1700 ¥
Wi 60 kW
Wa A 20 kW
Wif ~ 0,6 w
Wo 40 %) kW
Ra 1375 ohm
Raa 5500 ohm
" 67 %
H.F. class C telegraphy
H.F. Klasse C Telegraphie
H.F. classe C télégraphie
H.F. klasse C telegrafie
A.F. clase C telegrafia
i > 15 S30 > 15 m
Va 15 12 10 kV
Vg ~—900 ~—T100 ~—600 v
=\ Ia 4 4,25 4,25 A
Ig ~ 450 ~ 475 ~ 475 mA
Vep ~ 1550 ~ 1350 ~ 1250 v
Whi ~ 700 ~ 640 ~ 595 W
Wi 60 51 42,5 kW
Wa 18 16 13,5 kW
Wo 42 %) 35 %) 29'%) kW
N\
Ul 70 69 68 %

1/10-'43

vide pag. 0633/2:
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TA 12/35 PHILIPS

TRIODE
PHHIPS%EMISSIBN

H.F. class B telephony
H.F. Klasse B Telephonie
HLF. classe B téléphonie
H.F. klasse B telefonie
AF. clase B telefonfa

A > 15 > 15 > 15 m
Va 15 12 10 kV
Vg ~—500 ~—400 ~—315 v
Ia 1,75 2,2 2,65 A
Ig ~ 300%) |~ 350 |~ 3807 mA
Vgp & 500 ~ 470 ~ 440 v
Whi A~ 300 |~ 330! |~ 335 W
Wi 26,2 26,5 26,5 kW
Wa 17,7 18 18 kW
Wo 8,5%) 8,5 %) 8,5%) kW
” 32,5 32 32 %

H.F. class C anode modulation
H.F. Klasse C Anodenmodulation
H.F. classe C modulation d’anode
H.F. klasse C anodemodulatie
AF. clase C modulacién de 4nodo
2 > 15 > 15 m

Va 12 10 kV

Vg A—1000 ~—900 N

Ia 3 3 A

Ig ~ 550 ~ 600 mA

Vg~ ~ 1650 ~ 1550 Y

‘Whe ~ 910 ~ 930 w

Wmod ~ 18 15 kW

Wi 36 30 kW

Wa 10 8,5 kW

Wo 26 %) 21,5 ¢) kW

” 72 71,5 %

1/10-'43 *) vide pag. 0633/2 3651/2



PHILIPS TA 12/35 }

TRIODE

~ PHIlIPS%EMISEIUN

Characteristics L.F. class B amplification (one valve)
Kennlinien N.F. Klasse B Verstirkung (eine Rébre)
Caractéristiques : B.F. classe B amplification (un tube)
7~ Karakteristieken: B.F. klasse B versterking (één buis)
2 Caracteristicas B.F. clase B amplificacién (una vélvula)
Wa
W)
30 TR
2(%)
Va=12kV
Vg=-450V ;
20H T HRa= 13750 0
Raa= 5500.0 5
10 T 50
= T
O = 0
00 800H VgpfH
el d(%)
3| 15
~ 2 10
1 5
o
i £
= I
z, 0! i i - T - =L[q} 0
0 200 400 600 800 Vgp(V)1000
49041
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TA 12/35 PHILIPS

TRIODE
PHIl|PE%EMISSIUN

Characteristics class B telephony

H.F.
Kennlinien H.F. Klasse B Telephonie
Csractéristiques : H.F. classe B téléphonie
Karakteristicken: H.F. klasse B telefonie
Caracteristicas : A.F. clase B telefonia
A:>15m
" (kw)
50 TA %33
40 Va =15 kV
Vg =-500V Wo
= e
1 S -
7
05 : 25 ) 501V 00
Iant(A)
Ia -
@ i1
Iy
(A)
04 4 T a0
. 2 L]
g3 3
[g ~
62 2 A Ao
ay -t
s
0 0 =
0 250 500 750 Vgl 1000
37590
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PHILIPS TA 12/35

TRIODE

™ puuw.s%ﬁmssmu

Characteristics : H.F. class B telephony
inien : H.F. Klasse B Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B téléphonie
— Karakteristiecken: H.F, klasse B telefonie
Caracteristicas : A.F. clase B telefonia
A:>15m
W (kw)
50 , s
R
i S Wo "1
30t f
7
" &
m_ N 5 - o wa-:
0 A
T =
!
% 5 0 50 7000
ant (3)
g Ia Ig o
) A
10 - 20
P
05 5 | 1o
7 & - & i ; i—:
S =T 7
: 0 o T
0 250 500 750 Vg (v) 1000
37591
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PHILIPS TA 18/100

TRIODE

p—
PHHIPS%EHISSIGN

Use : Oscillator, H.F. amplifier (wateroooled)
Verwendung : Oszillator, Hochfr kiihlt
N Utilisation : Oscillateur, amphﬁcateur H.F. (refroidi & l'eau)

Gebnnhwgze Oscxllntor. hoogfrequentversterker (watergekoeld)
amplificador de A.F. (refrigerado por agua)

Cathode : sten
Kathode: W

Cathode : Tungsténe
Kathode: Wolfraam
Cétodo : Tungsteno

................... = 330 V
.................... ~ 207
................... ~ 50 A
................... = max. 70 kW
................ = 85 kW
........... ~ 45
........... ~ 20 mA/V
.......... ~ 3,8 pF
.......... A~ 52,3 pF
................... ~ 70 pF
Va max
2 MHz
Telegr. Mod. Va
15 20 20 kV 12 kV

Vol. aq. 80 1/min
T—T, = 14 °C

Tymax — 60 °C ! g !
vy |

T

)
2
IB&

1/10-43 3701/1



TA 18/100 : PHILIPS
TRIODE

PHIUI’S%EMISSH}H L

Characteristics
Kennlinien 2
Caractéristiques : Ia-Vg, Ig-Vg
Karakteristieken :
Caracterfsticas ~
k()
50 un;ﬁ
A
RY /
&
7
1A
7
LS
1/
. 7,
/17
%0 S/ 7
/ §
N
/ /i
V4
/!
/
A
Vi
AV
wa'i g \
1y H s
v aay NV
/ £ P
AL | 25
7 A L [eﬂ,vl
& sy 19 B 1 T W
oLl 056 i RS Q9
-500 0 500 1000 W)
28845
3701/1
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SREAAES TA 18/100

TRIODE

>
PHIHFE%EMISEIUN

H.F. class C telegraphy
H.F. Klasse C Telegraphie
H.F. classe C télégraphie
- H.F. klasse C telegrafie
AF. clase C telegrafia
A hm 150 hm 150 hm 150
Va 20 18 15 kV
Vg ~—900 ~—800 A~—650 V.
Ia 9,0 9,2 9,5 A
Ig 1,6 ~ 1,5 ~ LT A
Vg~ ~~ 2100 A~ 2000 ~ 1850 v
?lf ~ 3.4 ~ 3,0 ~ 3,1 kW
i 180 165 143 kW
Wa 50 50 48 kW
Wo 130%) 115*) 95¢%) kW
” 72 70 66,5 %
H.F. class B telephony
H.F. Klasse B Telephonie
H.F. classe B téléphonie
H.F. klasse B telefonie
A.F. clase B telefonia
2 hm 150 hm 150 hm 150
Va 20 18 15. kV
Vg ~—250 ~—250 ~—250 v
= Ia 4,3 4,0 4,0 A
Ig ~ 2|~ 25|~ 25 A
Vg~ ~ 600 ~ 600 ~ 600 v
‘Whi ~ 3,00) | ~ 3,00) | &~ 3,01) kW
Wi 86 72 60 kW
Wa 55 44 37 kW
Wo 31*) 28*) 23%) kW
AP
7 36 39 38 %

1/3-’40 *) vide pag. 0633/2 3701/2



TA 18/100 PHILIPS
TRIODE
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H.F. class C, anode modulation
H.F. Klasse C, Anodenmodulation
H.F. classe C, modulation d’anode
H.F. klasse C, anodemodulatie
AF. clase C, modulacién de dnodo
.
A hm 150
Va 12 kV
Vgl ~—600 ¥
Ta 4,5 A
Ig A~ 1,6 A
Vgl~ ~ 1800 v
‘Whi ~ 2,9 kW
Wif 27%) kW
Wi 54 kW
Wa 16 kW
Wo 38*) kW
3 70 %
b
A
1/3-'40 *) vide pag. 0633/2 3701/2



s TA 18/100

TRIODE

~ umups%zmssmu

Characteristics : H.F. class B, telephony
Kennlinien H.F. Klasse B, Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B, téléphonie
P Karakteristiecken: H.F. classe B, telefonie
” Caracterfsticas A.F. clase B, telefonfa

Wa ey, 4: hm 150
Wa( ) 35015
125 [TTTTTT T )
Va =20kV !
Vg=-250V Wo
100 L
75 /
/
— ’
50 cafmy
- 1(
25
pd
0 4=
5( 1500vg V)
1) Zant (4)
10 20
Va =20kV bl
Vg =-250v >
“ e 15
/'l:
5 2 10
e -
A
PN 4 5
T T
pd —
0 =T
0 500 1000 5001y )

1/3-40 37013



TA 18/100

PHILIPS

TRIODE
phinirsES prssin
Caracteristics H.F. class B, telephony
Kennlinien : H.F, Klasse B, Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B, telephonie
Karakteristiecken: H.F. klasse B, telefonie
Characteristicas : A.F. clase B, telefonfa
Wa 4: hm 150
Wb kw) 35014
125 FEZSER 74 18/00 |
Va=18 kV
Vg =-250V
700
‘ b
75 vd
./
,l
50 T
-
P /|
/!
25—~ vl
o
= y 00
) Zant 4
10 20
Va=18 kV 7
Vg=—250V
o 5
A L4
5 1 10
P 5
0 == aaul 0
7] 500 1000 1500Vg ~(V)
1/3-'40 3701/3
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PRILIES TA 20/250

TRIODE

- pmups%imssmu

Use : Modulntor, H.F. amplifier (watercooled)
Verwendung : H.F. -Vcratarker (wnlergekiihlt)
Utilisation £ “ dul F. (refroidi a 1'eau)
Gebruikswijze: Modulator, hoogfrequentventerker (water gekoeld)
— Empleo : Modulador, amplificador de A.F. (refrigerado por agua)

Filament : Tungsten
Heizfaden : Wolfram
Filament : Tungstine
Gloeidraad : Wolfram
Filamento : Tungsteno

Vo snenwmesoisswsmastess wm 3BV
BEC e o e w816 O e B 420 A
I8 o vim o ale o wve o wis ey wow widle w e M8 100 A
Wa v o sae e o 6ie s % 8w 8 sile e, e ek 180 kW
Wot oo o oo o s e s e 0o o whe i |5 140 kW
Wa.......... o % el e el soe o sak- 100 RW )
RN LR IRl B R O 45
}In=SA).... o e wwe sl 0w RS 25 mA[V
Galic oo s fon ow o wiw s & o v s wle s o W 5 pF
Cff.vin s o os we sies om e s a ke ee M 65 pF
B s e o 3 e b s e e b R 70 pF
e Va max
. % Telegr. | Mod. Va
100 m 3 20 kV 12 kV

Vol aq 130 l/min
T,—T,; = 16 °C
T 55 60 °C
a
PN
9
- S1%E 2
N

248866

. when used as modulator — bei Verwendung als Modulator — dans
I lateur — bij gebruik als modulator — en el

empleo como modulador.

1/3-'40 3741/1
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PHILIPS TA 20/250

TRIODE

-~ PHI[IPB%EMISSIUN

Characteristics
Kennlinien $
Caractéristiques : Ia-Vg; Ig-Vg
Karakteristieken :
) Caracterfsticas
Ia(A) 24880
25— : 7T
uw?%s0 .
33/
1]
-3
0 O I Y A
/
20 3
A 1]
I
JUr
I
3 )
Ry
l” /
15 oy 6
X
Y :
N
X
X 3/
nTasyin 5 o
ST o
217 R/
SHTY S/
10 X iV 4
PSR Jir /
&“%‘ Jir 't Ji !
Sty 11/ /
Riri Jiri 3
- T HHH /
1y :
IVI Jiri ] A
S 7 il ’ a
/ I/ . v
7 i/ 6kV ;
V17 7r L
A VAVAVAVIV I 4V4 pd 10KV
LLALASAALLT | 2T A
ANALL LTS, = Bi)
Jil A A S 0
v =500 0 500 va(v) 1000

15/3-'41 37412



TA 20/250 PHILIPS

TRIODE

HF class C telegraphy HF class B telephony
HF Klasse C Telegraphie HF Klasse B Telephonie
HF classe C télégraphie HF classe B téléphonie
HF klasse C telegrafie HF klasse B telefonie
AF clase C telegrafia AF clase B telefonia
a 150 150 >15 |m A 150 150 >15 |m
Va 20 17, 12 | kV Va 20 17,5 14 | kV

Vg |~-900 | —800 |~-500 | V Vg |~-300 | —250 |~—150 | V

Ia 16,5 16, 16 | A Ia 9,3 9, 9,5| A
Ig | 4| 4| 3]A Ig |~ 42~ 5|~ 51)| A

Vg~ |~ 2400 |~2300 |~1700 | V Vg~|~ 870 |~ 880 |~ 800 | V
Whi |~ 10 | 9 |~ 5]kW Whi |~ 7,31~ 88U~ 8)kW

Wi 330 290 192 | kW Wi 186 168 133 |kW
Wa 80 80 67 kW Wa 126 111 93 |kW
Wo 250* 210* 125*) kW Wo 60* 57* 40*)} kW
n 76 72, 65 | % ” 32 34 30 | %

HF class C anode modulation
HF Klasse C Anodenmodulation
HF classe C modulation d’anode
HF klasse C anodemodulatie

AF clase C modulacién de énodo

A 150 >15 m
Va 12 10 kV
Vg ~~—900 ~—~600 ¥
Ia 8,5 8,5 A
Ig ~ 4 ~ 4 A
Vg~ | ~ 2100 ~ 2000 v
Whf ~ 8,4 ~ 8 kW
wif ~ 51?) ~  425Y) | kW
Wi 102 85 kW
Wa 37 29 kW
Wo 65*) 56 *) kW
7 64 66 %

15/3-'41 *) vide pag. 0633/2 3741/2



PHILIPS TA 20/250

TRIODE

N pumns%&mssmn

Characteristics H.F, class B telephony
Kennlinien H.F. Klasse B Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B téléphonie
Karakteristieken: H.F. klasse B telefonie
— Caracterfsticas A.F. clase B telefonia

xg(kw) A:150 m e
300 7% - } }
1]
M—,—._
L/
Va= 20KV By
200 Vg =-300V 7/
i
V.
= Wa
100 —
L y,
o’
(4]
. 500 1000 1500 171 Van(V) T
B | fantiy
Va= 20kV <
20 Vg=-300V T » : ——_’w
pb A Zatl
_~ IR,
|
10 7 ~ 50
P b i
P =
— A A
-
i. i
0l + 0
(1] 900 1000 1500 Vgn(v) 2000

15/9-"40 3741/3



TA 20/250 | PHILIPS

; TRIODE
pmuns%smssmu ‘
A4
Characteristics H.F. class B telephony
Kennlinien : H.F. Klasse B Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B téléphonie
Karakteristiecken: H.F. klasse B telefonie
Caracteristicas A.F. clase B telefonfa
w:(kw) ! A:150 m i
W’S{ LA Wo -
> 4
l'
200 /’
/
Va=175kV —
Vg =-250V 4
&
1 —
100} = S
Wa +
1
0 -
500 1000 1500 V(v
Tant(4
B )
Iant +| 125
Va=175kV
20 Vg=—250V 100
la 111
A
l'
75 A
»
10 s 50
P4 d
g2 y-un
A 25
ot B
0 11 0
0 500 1000 1500  Vgu(V) 2000

15/9-'40 3741/3



PHILIPS TB 1/60

TRIODE

o pmups%&mssmu
Use ¢ Oscillator, H.F. amplifier
Verwendung : Oszillator, Hochfrequenzverstirker
Utilisation  : Oscillateur, amplificateur H.F.
Gebruikswijze: Oscillator, hoogfrequentversterker
- Empleo : Oscilador, amplificador A.F.
Cathode : Thoriated tungsten
Kathode : Thoriertes Wolfram
Cathode : Tungsténe thorié
Kathode : Gethorieerd wolfram
Cétodo : Tungsteno toriado
NE .. e SR B RN ST R E R F = 75V
¢ BTSN IRl I RGBSR e . U ARE | .. R 3.25 A
j 1R ST IRE P TR T (P b e s bt A Lo IR ~ 1,5 A
WG ool d gt wetevad e e TR Tt s it == gnAXs 50 W
G o S e T S b | —— 60 W
ST S e A T e BR g e s P AT lep e 10,5
S (Va =600V, Ia =625mA). . . . . A 2,0 mA/V
(0% S D Rt P N SR SRR I R R B ~ 0,75 pF
Lo R R SRR I S AR FE A 2,2 pF
(o SR REM IS AN NS RIS QR DS LS L SHE (G ~ 2,8 pF
IR ol o sion o toteifh Forw s ot dsteolones g . . = max. 120 mA
3 Ate Va max.
= Telegr Mod. Va
2,5 m 120 1250 1000
1,6 m 188 900 750
1,0 m 300 650 500
max72
a g
)|
— 1146 8
7 3|
T Y
L\
L i
g S|
by
A 50 35
» 4
34565

15/9-40 3381/1



TB 1/60 PHILIPS

TRIODE

PHIUPS%EMISSIUN
A

Characteristics

Kennlinien 3

Caractéristiques : Ia-Va; Ig-Va
Karakteristieken :

Caracterfsticas

34740
T8 1/60
f\l
Py
NV
I
1800%, 1 fwo

%)
1600

SN N hd
C N\
NEEUEAE
N
N\
N
7% §
\ >
N\ \
Z-
< [
AN \|
N H A
7 N N \
| -
AN 1 3 A
AN TN §
AN |
AUEF NEH
L1 N1 I NN 1
!
et} 1 §
\ T
N \
- N NEE N
4 NRNHEE Hl §
N\ N TN Y
A N NIV N
AN / N [ o] IN &
7 7 \l ]
g ANEK U 1 N (]
7 — 'l' H &
L P — 7
ey S S
&8 8 "
T 0
SE S 2 Q 8 g b 8 o
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TB 1/60

PHILIPS
~ pumns%tmssmn
L.F. class B amplification (two valves)
N.F. Klasse B Verstirkung (zwei R&l
B.F. classe B amplification (deux tubes)
L.F. klasse B versterking (twee buizen)
B.F. clase B amplificacién (dos vélvulas)
A
Va 1000 N
Vg ~ —80 v
Ta (Vg~ = 0) 36 mA
Ia (Vg~ = max. 160 mA
Ig (Vg~ = max, ~ 30 mA
Vg~ ~ 155 v
Vgg~ ~ 310 4
Wi 160 w
Wa 2x25 w
Wg 4,7 W
Wo 110 %) W
Ra 3540 Ohm
Raa 14160 Ohm
7 69 %
H.F. class C telegraphy (two valves)
H.F. Klasse C Telegraphie (zwei Réhren)
H.F. classe C télégraphie (deux tubes)
H.F. klasse C telegrafie (twee buizen)
A.F. clase C telegrafia (dos vélvulas)
A 5 m
Va 1250 ¥
Vg A —225- v
Ia 200 mA
N Ig ~ 30 mA
Vg~ ~ 385 ¥
Whf A 15 w
Wi 250 w
Wa 100 w
Wo 145 *) W
\ 7 58 %

15/9-740

*) vide pag. 0633/2
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TB 1/60 PHILIPS
TRIODE
omtips E pmssion
H.F. class B telephony (two valves)
H.F. Klasse B Telephonie (zwei Rohren)
H.F. classe B téléphonie (deux tubes)
H.F. klasse B telefonie (twee buizen)
A'F. classe B telefonia (dos vélvulas)
A 5 m
Va 1250 ¥
Vg ~ —I120 ¥
Ia 113 mA
Ig ~ 531) mA
Vg~ ~ 145 v
‘Whf ~ 20 4)1) w
Wi 141 w
Wa 100 W
Wo 39%) w
7 28 %
H.F. class C anode modulation (two valves)
H.F. Klasse C Anodenmodulation (zwei Réhren)
H.F. classe C modulation d’anode (deux tubes)
H.F. klasse C anodemodulatie (twee buizen
A.F. clase C modulacién de énodo (dos vélvulas)
i 5 m
Va 1000 A
Vg ~ —320 v
Ia 184 mA
Ig 35 mA
Vg~ ~ 450 ¥ X
Wh ~ 20 w
Wif ~ 92%) w
Wi 184 w
Wa 66 w
Wo 114%) w
7 62 %
15/9-40 3381/2

*) vide pag. 0633/2



PHILIPS TB 1/60

TRIODE

€9 FHIllPS%EMISSIHN

Characteristics : L.F. class B amplification
Kennlinien : N.F. Klasse B Verstirkung
Caractéristiques : B.F. classe B amplification
Karakteristieken: L.F. klasse B versterking

~ Caracterfsticas : B.F. clase B amplificacfon
one valve - eine Réhre - un tube - een buis - una vélvula
/
wo(W)
60177% T
A
Va=1000V
Vg- '80 V
Ra=354000 /
Raa=14160.0
7 ’I(%)
- - A1 75
= /] Wa ||
20H--H 4 50
10 < 25
=B 1
0‘;-- 50 100 _@M 0
a |
Ig(m‘;)5 Ta 1]
Va=1000V ol
” Vg=-80V d(%)
Ra=3540.02
50 Raa=14160.0 10
25 e —Hs
A\ = = S - =5
. g Lt sl a
0 =T I 0
[/ 50 100 150 Vgn(V)

15/9-40 3381/3



TB 1/60 PHILIPS

TRIODE
umups%tmsmn -
Ch isti : effici y self excited
Kennlins, : Wirk 1 b g
C istiq s d t (auto-excité)
Eu-kteri-?iekens rem;l::m_ent ulfge!x’citfer)d)
= two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas U
e
oS (=] o
’E\ < 8 3 3 S N R o
S Q o
2= 8 R R B8 B o
ail
CRERES s . i
g
S
l -
|
| \
|
|
\ \
Y >
\
A
\
\
N
o I
N J
N
N
N
N
N,
\\ \
\ i ™ v
3 = —
Q2 N
&% 1T M2

15/9-"40 33813



PHILIPS TB 2/500

TRIODE

D PMI[IPS%EMHSIDN

Use : Oscillator, H.F. amplifier
Verwendung : Oszillator, Hochfrequenzverstirker
Utilisation  : Oscillateur, amplificateur H.F.
e Gebruikswijze: Oscillator, hoogfrequentversterker
Empleo : Oscilador, amplificador de A.F.
Cathoae : Thoriated tungsten
Kathode : Thoriertes Wolfram
Cathode : Tungsténe thorié
Kathode : Gethorieerd wolfraam
Cétodo : Tungsteno toriado
| D R SR S S SR T | L 12,0 V
b SRR R R S eobalobe et ke I ras . ~ 7.3 A
TERE i viis e on it el T ekt s o ~ 5 A
Wa. o iies . PR W A ey R ST S = max. 300 W
Wat et R T i T A T R | = 350 W
oot o oe TSRS e ol ke e et w w ~ 30 W
S (Va = 2000 V, Ia = 100—150 mA) ~ 7 mA/V
Ik T A S R R WS ST W YT | = max. 600 mA
Cafe s ag oy Rl T [ e s e e ~ 6 pF
Clg .« R s ks o ~ 12,5 pF
Cag: 7o Sleis e it PR E Ly SR ML ~ 6 pF
2 Mz Va max
Telegr. Mod. Va
30 10 2000 V 2000 V
15 20 2000 V 1800 V
15 40 2000 V
60 | 1900 v | 1500 V max 48
3 100 | 1700 V | a
959l Bl
-
P
2 ?
m ¢
max 86 %
~ 3
g
9 TR
gt
Fif
P max 39 <4029
f E e e &

1/10-’43 3472/1



TB 2/500 PHILIPS

TRIODE
pnmps%smssmn
A\ 4
Characteristies : ?
Kennlinien 3
Caractéristiques : > Ia-Va; Ig-Va
Karakteristieken :
Caracterfsticas : |
<
& :
s -
-
\
2P
by
I EER
g
e H it
2 T am==x {k
it &= > =i S
T R 4 B

1/10-43 3472/1
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PHILIPS
TRIODE

oy

wrwzr
=

o

pnmps%mssmu USR5

class

classe

B mpllgrcntjon (two valves)
Klasse B Verst:
B amplification (deux ‘tubes)

kung (zwei Réhren)

klasse B versterking (twee buizen)

clase

B amplificacién (dos vélvulas)

TB 2/500

Va
Vg

Ja (Vg~ =
Ia (Vg~ =
Ig (Ve~

Vg~
Vgg~

0)
max
max

2000
—50

100
600
70

150
300

1200
400

10,5

800°%)

1900
7600

67

4444 << BBE <«

.F. class

C telegraphy

.F. Klasse C Telegraphie

C télégraphie

.F. klasse C telegrafie

H
H
HLF. classe
H
A

F. clase

telegrafia

>15

2000
a~ —120

410
70

215
20
820
270
550 *)

67

2

444 < §§ <<

1/11-40

*) vide pag. 0633/2
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TB 2/500

PHILIPS

TRIODE
pumps%mmsmn
H.F. class B telephony
H.F. Klasse B Telephonie
H.F. classe B téléphonie
H.F. klasse B telefonie
A.F. clase B telefonfa
i >15 m
Va 2000 v
Vg ~ —55 v
Ia 205 mA
Ig ~ 351 mA
Vg~ N 9 v
‘Whe ~ 6,31) w
Wi 410 w
Wa 295 w
Wo 115 %) w
'1 28 %
H.F. class C anode modulation
H.F. Klasse C Anodenmodulation
H.F. classe C modulation d’anode
H.F. e C anodemodulatie
AF. clase C modulacién de énodo
i >30 >15 m
Va 2000 1800 . A
Vg ~ —180 ~ —160  f
Ia 300 300 mA
Ig ~ 65 ] 70 mA
Vg~ ~ 340 ~ 320 v
‘Whf ~ 22 N 23 w
Wi ~ 300 270 w
Wi 600 540 W
Wa 175 165 w
Wo 425 375 w
7 1 70 %

1/11-40

3472/2
*) vide pag. 0633/2



PHILIPS TB 27500

TRIODE

— A
;pm;mus.. EMISBIDY

Characteristios : L.F. ¢lass B

one valve - eine Rohre -mn tube - een buis - una vilvula

wow) 70
500 = TTTT 7357
REEYNE . EEREEY, M A
HE &IV i
400} 100
] 76001 §
300 A 175
3 b
n 50
200 s :
Y
100 25
oz== 0
[ i Iﬂt : 150 \
= T 2 A
Io ) Vae-50V
L] 1900 N,
] -1 )
) JJ
200 A 1d(%)
ar— "' ¥
] v,
160 e 5
-~ = . 25
Zapzancd
0 1
0 50 100 150 Vg~(v) 200
Jasor
11140 BAT2/3



‘TB 2/500 PHILIPS

TRIODE

IIHIUPB%EMIEEIUN g

Characteristics : H.F. class B telephony
Kennlinien : 'H.F. Klasse B Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B téléphonie
Karakteristicken: 'H.F. klasse B telefonie
Caracteristicas : "A.F, clase B telefonfa

A:>15 m

500»72.5“ . ] T T Aldle |

900

1/ 1 gf n
Tant(mA)
1500

S
£
<

1000

\

100, &

. : |
0 50 700 150 Vga V) 200
Js80

11140 34723



PHILIPS
TRIODE

~

1/10-'43

(%) va(v)

Wa, , I
wo W) jg(mA)
mmmlll 3

nuuws%smssml
H.F. class  C telegraphy (self excited, two valves)
H.F. Klasse C Telegraphie (selbsterregt, zwei Rohren)
H.F. classe C télégraphie (auto-excité, deux tubes)
H.F. klasse C telegrafie (zelf-geéxciteerd, twee buizen)
AF. clase C telegrafia (autoexcitado, dos vélvulas)

A< 10m

§ 8
A ]

80 2000
60 1500

1
{

2

10 Alm)

=

1500 1500,
1000
500

3472/4






PHILIPS TB 3/1%0

TRIODE
~ pumps%wssmu
Use : Oscillator, H.F. amplifier
Verwendung : Oszillator, Hochfrequenzverstirker
Utilisation  : Oscillateur, amplificateur H.F.
__gm— Gebruikswijze: Oscillator, hoogfrequentversterker
Empleo : Oscilador, amplificador de A.F.
Cathode : Thoriated tungsten
Kathode : Thoriertes Wolfram
Cathode : Tungsténe thorié
Kathode : Gethorieerd wolfraam
Cétodo : Tungsteno toriado
D e R R A G T S T 2O B = 12,0V
1 ORI S P TR B S ow ~ 9 A
R SR S IR R 2 PP R T2
Wainf et ie et g et = 500 W (4 > 15 m
450 W (4: 15—8 m
400 W(i < 8 m
Wat. - 5o g N . o s o6 o = 525 W
R s S A e e N N R ) ~ 31
S (Va = 3000 V, Ja = 125—175mA) =~ 8 mA/V
| R S kL s s « « « = max.700 mA
[ i S i i w SERRUPRE i e S e ~ 7 pF
Cfg . « . . v B ~ 15 pF
b T R ST L e SR . ~ 8 pF
Va max
A MHz
Telegr. | Mod. Va
7m 43 3000 V 2400 V
5 m 60 2600 V 2100 V
3m| 100 1800 V 1400 V
N 5
g
A
=
1 T

1/10-43 ? 3501/1




IonA)
300

Caractéristiques :
Karakteristieken :
Caracterfsticas :

PHILIPS
TRIODE

&8

171043

§ g [S) g
B
ol =
S
>
=Nl ¥
u \
A\
n
\
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\ \ \LJ
\ 8
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¥
\
AY WE
- \
|
- \ \ Al
L
uE \ | g
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PHILIPS TB 3/1m0

TRIODE

P
DHHIFS%EMIEEIUN

L.F. class A amplification
N.F. Klasse A Verstirkung
B.F, classe A amplification
L.F. klasse A versterking
™ B.F. clase A amplificacion
Va 3000 v
Vg ~ —14 v
Ia (Vg~ = 0) 167 mA
Ia (Vg~ = max) 175 mA
Ig (Vg~ = max) 0 mA
Vg~ ~ T4 v
Wi 525 w
Wa ~ 395 w
Wg 0 w
Wo 130 3)%) w
Ra 8300 Ohm
7 25 %
L.F. class B amplification (two valves)
N.F. Klasse B Verstirkung (zwei Rohren)
B.F. classe B amplification (deux tubes)
L.F. klasse B versterking (twee buizen)
B.F. clase B amplificacién (dos vélvulas)
Va 2500 2000 v
Vg ~ —60 ~ —50 v
Ia (Vg~ = 0) 160 100 mA
Ja (Vg~ = max 860 800 mA
Ig (Vg~ = max ~ 50 ~ 55 mA
- Vg~ ~ 180 ~ 170 v
b Veg~ ~ 360 ~ 340 v
Wi 2150 1600 w
Wa 750 &~ 600 w
Wg ~ 10 ~ 10 w
Wo 1400 %) 1000 ) w
Ra 1650 1270 Ohm
ania Raa 6600 5080 Obm
7 65 62,5 %

15/1."42 3501/2 - K 833



TB 3/1000

15/1-42

*) vide pag. 0633/2

3501/2

PHILIPS

TRIODE
nnmps%imasm <
H.F. class  C telegraphy
H.F. Klasse C Telegraphie
H.F. classe C télégraphie
H.F. klasse C telegrafie
AF. dase, C telegrafia
A
A >15 599) m
Va 3000 2600 v
Vg ~—200 Ry—200 v
Ia 550 1060 mA
Ig ~ 50 115 mA
Vg~ ~ 400 R 400 ***) A4
Wh ~ 20 ~ 85 w
Wi 1650 2750 w
Wa 450 800 w
Wo 1200 *) 1950 *) w
n 72,5 7 %
H.F. class B telephony
H.F. Klasse B Telephonie
H.F. classe B téléphonie
H.F. klasse B telefonie
AF. clase B telefonfa
A >15 i | m
Va 3000 2600 v
Vg ~ —90 ~ —90 v
Ia 220 445 mA
Ig ~ 801) ~ 61) mA —
Vg~ N~ 127 ~ 90 ***) v | —
‘Whi Y 201) g 251) w
Wi 660 1155 w
Wa 460 800 w
Wo 200 *) 355 %) w
7 30 30,5 %
two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas L—
#¢%) one valve - eine Réhre - un tube - een buis - una vélvula \



PHILIPS
TRIODE

~

PHlllPE%EMIEEIDN

H.F, class C anode modulation
H.F. Klasse C Anodenmcdulation
H.F, classe C modulation d’anode
H.F. klasse C anodemodulatie

AF. clase C modulacién de dnodo

TB 3/1000

A >15 3 ') m
Va 2500 2100 ¥
Vg ~ —250 ~ —250 v
Ia 400 750 mA
Ig ~ 80 ~ 115 mA
Vgm ~ 500 ~ 400 ***) v
Whi ~ 40 ~ 85 W
Wit ~ 500 ~ 190 W
Wi 1000 1575 W
Wa 325 450 w
Wo 675 *) 1125 *) w
n 67,5 71 o

*8
Ll

two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas
one valve - eine Rohre - un tube - een buis - una vélvula

15/1-42

*) vide pag. 0633/2
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TB 3/1000 PHILIPS

TRIODE

FHILIFS%EMISEIUN

Characteristics : L.F. class B amplification
Kennlinien N.F. Klasse B Verstiir!
Caractéristiques : B.F. classe B amplification
Karakteristieken: L.F. klasse B versterking
Caracterfsticas : B.F. clase B amplificacion

one valve - eine Réhre - un tube - een buis - una vélvula

a(w)
RESEEREE i
Va=2500V
600 Vg=-60V
Ra=16500 f
Raa=660041 /
7 7(%)
4 / 100
~ / =~ ME
75
A / L =t I’
200 a7duss mEa 50
BpZ 25
0= 0
[ ‘v T7e y B Y 1 200
la(mA4)
400 g
aSuEn TgimA)
300 - 75
d(%)
200) 50 5
Vs 2 ]
10022 > 25 25
o = 0 0
0 50 100 150 Vg (V) 200
Seges

15/142 3501/3

A 4



PHILIPS TB 3/1000

TRIODE

~ pmms%&mssm

Characteristics L.F. class B amplification (one valve)
Kennlinien : N.F. Klasse B Verstirkung (eine Rihre)
Caractéristiques : B.F. classe B amplification (un tube)
N Karakteristieken: L.F. klasse B versterking (één buis)
Caracteristicas : B.F. clase B amplificacién (una vélvula)
wa
k/a(w)
60053775
4
Va=2000V o
Vg=-50V / 2%
400 Ra=1270.4 ! > 100
Raa= 50800
/
T 75
- . =ity
200, — ’ 50
v /'
P
- =z 25
g
jm===g 0
(] 0 50 WtV 200
Ja(m4)
500
<00) &
» Ig(mA)
-l
300 = 75
- d(%)
200 : w3
~ 100, - L5 25 25
. = = alil = 4 g
o 0o 0
7] 50 00 150 Vgn(v) 200
seae8

110743 3501/4
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Characteristics : H.F. ciass B telephony
Kennlinien : H.F. Klasse B Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B téléphonie
Karakteristieken: H.F. klasse B telefovie

PHILIPS
TRIODE

Caracteristicas : A.F. clase B telefonfa
A:>15m
Wa
% )
1000 T
W
/
750 +
Y, v
I T 17
1 =
AT A ¥a--2000
7 Vg=T15
I,
250 “ V.4
L~ 3 !
0 = I 3
Ia 1 FVgp
1A it Lant4)
500 [ 5
%
400, 5 <
4
300 : 7 3
1 /!
200 A Al 2
4 A
P A~
,‘/ L~
700! A 7
f 7
| = /
o 5 0
0 100 200 300 Vgp(V)
Q2044
1/10-'43 3501/4



PHILIPS TB 04/8

TRIODE

ﬂ
PHI[IFS%EHIESIHN

Use : Oscillator, H.F. amplifier
Verwendung : Oszillator, Hochfrequenzverstirker
Utilisation : Oscillateur, amplificateur H.F.
Gebruikswijze: Oscillator, hoogfrequentversterker
/\ Empleo : Oscilador, amplificador A.F.
Cathode : Thoriated tungsten
Kathode : Thoriertes Wolfram
Cathode : Tungsténe thorié
Kathode : Gethorieerd wolfram
Cétodo : Tungsteno toriado
VE Tcretie b8 W . ca | = 2.0 -V
| 4% of rorow . o . . A~ 3,65 A
I8 domiataiew " T e . ~ 0,4 A
Va db M el e A e e 1 ‘ = max. 450 V
Wate s e s e e e e e = max. 30 W
Wat L T g = 33 W
Bt e alb 4 e SR R S R TN 1 m 6,5
S (Va = 450 V; Ia = 50 mA) . . ~ 2 mAV
R oo o oo AN - = I SO P = max. 12 mA
BRI W AR P e S0 SRS R P R + . = max. 92 mA
(7 PRI A G S L Aiie e dvedie ~ 0,8 pF
[+ T A S v e 1,2 pF
Cagl. oo Be-div d s oo fe et B A~ 1,9 pF
’\
a
g
/'\
7 L4

1/11-"40 32011
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PHILIPS
TRIODE

TB 04/8

o

i

n

1

g

3
AN
.
RS
a ﬂ..nm
45538

0004

19798
(ner oo 009 00y ooe 0
P
L] P B
3 - S =% o= D o e o ¢ b fee | 1 Q
1 L N M B
LA . >

N NARCAN
N = o 1 A W P

» P T 2 \

& ] A P dR NP
5 L
o A B > \
o e . = V9.4
] » ~ 77008
%4 P A P L /| L/
A A A LA
_ - 4 AL
A
L4 o 2 AREE G
1 ALY
A A p, Y WA
\\ 4
St ] . A \ QQN
PET ARD4
ARl T 2 3P 4
PV B B S W 1 i B N 90 1 03t 1 i O o \\
P i 7
e 11 T 1a”l » Al
#/5081 708 " e W 0 U S T 7 P
< e 00e
oy
(re) g

3291/1

1/11-40



PHILIPS TB
TRIODE
H.F. class C telegraphy H.F. class B telephony
H.F. Klasse C Telegraphie H.F. Klasse B Telephonie
H.F. classe C télégraphie H.F. classe B téléphonie
H.F. klasse C telegrafie H.F. klasse B telefonie
— AF. clase C telegrafia A.F. clase B telefonfa
A 5 ¢e) m A 5 *¢) m
Va 400 v Va 400 \
Vg ~—120 v Vg A~ —55 Y.
Ia 130 mA Ia 97 mA
Ig ~ 24 mA Ig ~ 331 mA
Ve~ | & 240 ***) X Vg~ | & 100***) ¥
Whi |~ 5,8 w Whf |~ 6,61) W
Wi 52 w Wi 39 w
Wa 29 w Wa 31,5 W
Wo 23 %) W Wo 59| W
n 43 % ] 19 %

H.F. class C anode modulation
H.F. Klasse C Anodenmodulation
H.F. classe C modulation d’anode
H.F. klasse C anodemodulatie

A.F. clase C modulacién de 4nodo

A 5 ¢9) m
Va 400 ¥
Vg ~—150 v
Ia 125 mA
Ig ~ 24 mA
Vg~ | & 275°**) v
Whi |~ 6,7 w
Wif ~ 25 w
Wi 50 w
Wa 27 W
Wo 23 %) w
] 46 %

#%) two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas
“s¢} ope valve - eine Rohre - un tube - een buis - una vélvula

04/8

1/11-40
*) vide pag. 0633/2

3291/2



TB 04/8 PHILIPS
TRIODE
nmuns%&mssmn “
Characteristics : H.F. class B telephony
Kennlinien : HLF. Klasse B Telephonie
Caractéristiques : HLF. classe B téléphonie
Karakteristieken: H.F. klasse B telefonie
Caracteristicas : A.F. clase B telefonia [ -

two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas

Wa A:5m
Wa(w
50554 11T
T
- & w
Va=400V
Vg=-55V
0 —
} 5 li 156-Vanitl) 260
i mA)
nfH]
Va=400V 4
Ig(mA) Vg=-55V
100 < 200
o I}
v.d B
50 P 100
® f’:
o= = e 0
0 50 100 150 Vgn(V) 200
Fsaae
1/11-40 3291/2



PHILIPS TB 04/8

TRIODE

“» umups%mssmn

HLF. class C telegraphy (selfexcited)
H.F. Klasse C Telegraphie (selbsterregt)
PN H.F. classe C télégraphie (auto-excité)
H.F. klasse C telegrafie (zelfgeéxci d
AF. cluse C telegrafia (autoexcitado)
&(w) 2 < 120 em
60, O 0 S U MU R OO B M R 8
Va Vg
1 ma)
Ve
0 0 2 I 10
Va=400V
Rg2s 30000 ol%)
80 40 2l
L 7 :
N A .
60 30 N 30
™
A § H ™~ } ]
0 20 20
AN
L1 v,
20 10 EENECS ceRmNES 10
|
A i Tt
~ -
4 I
0 L 0
40 60 80 100 Afm) 120

WS 3056
1/10-43 3201/3
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PHILIPS TC 1/75
TRIODE
~
PHILIPS EMISSION
Use : Oscillator, H.F. amplifier
Verwendung : Oszillator, Hochirequenzverstiirker
-~ Utilisation  : Oscillateur, amplificateur H.F.
Gebruikswijze: Oscillator, hoogfrequentversterker
Empleo : Oscilador, amplificador de A.F.
Cathode : Oxide-coated, directly heated
Kathode : Oxyd, direkt geheizt
Cathode : Oxyde, & chauffage direct
Kathode : Oxyd, direct verhit
Cétodo : Oxido, caldeado directamente
10,0 V
1,6 A
1,5 A
B W
100 W
25
5 mA/V
4,6 pF
9,8 pF
10,4 pF
200 mA
Va max
i MHz
Telegr. | Mod. Va
40 m 7,5 1500 V 1250 V
20 m 15 1250 V 1000 V
10 m 30 1000 V 800 V
™
a g 'y
e __ &
s e\
g - — -
I o /|
A A ¢ 25
: v
25719
1/10-'43 3391/1



TC 1/75 : PHILIPS

TRIODE
punws%smssmn \
Characteristics
Kennlinien 3 (
Caractéristiques : > Ia-Va
Karakteristieken :
Caracterfsticas &
Ia{mA) 25706
SO0 TSI 7
= !
B Wiy 8V iars e
I 1 1‘3';
J / 9 [&
1T A
1l ft
P
1 AT '?T
/ g
farayayisa
300 / T
17 4 "b
y S
A A1 11
O
4 P AR
/[T, / 5, .
200 / NS
/ £ 6\
Vi V. b;
1 / i?_ft?
+ P
y, / 4 y,; s
; / 7 / : J'&:—'?* ;—ij
AP 4 iE¥ / / &4 /s g
1 7/ / y,
/ Vi . p: /
" (A TA T AL AAD
/ / 4 4 / yd Iaﬁx
’
s /! j'l J" 4" { @*
[ A 4 /- A 7 ’
P 4 P pd 66‘
PARV.AP4RY.4 @ 270N S~
w =l ,10
o L —
0 560 1000 1500 Vva(v)

1/10-°43 3301/1



PHILIPS TC 1/75
TRIODE
~
PHILIPS EMIGSION
L.F. class B amplification (two valves)
N.F. Klasse B Verstiirkung (zwei Rohren)
- B.F. classe B amplification (deux tubes)
L.F. klasse B versterking (twee buizen)
B.F. clase B amplificacién (dos vélvulas)
Va 1250 &
Vg ~ — 45 N:
Ia (Vgp = 0) 40 mA
Ia Ep = max.) 200 mA
Ig (Vgp = max.) 36 mA
Vgp ~ 90 G 4
Veg'p ~ 180 v
Wi 250 w
Wa 2x40 w
Wi 3,3 w
Wo 170'%) w
Ra 3350 ohm
Raa 13400 ohm
7 68 %
H.F. class C telegraphy
H.F. Klasse C Telegraphie
H.F, classe C télégraphie
H.F. klasse C telegrafie
A.F. clase C telegrafia
A 150 > 15 m
Va 1500 1000 N
Vg ~ —160 ~ —100 v
Ia 123 119 mA
Ig ~ 12 ~ 14,5 mA
Vgp ~ 240 TR Bl N
‘Whi ~ 2,9 ~ 2,5 W
Wi 185 119 w
Wa 70 45 W
. Wo 115 %) 74 %) w
5 62,2 62,1 %
1/10-43 *) vide pag. 0633/2 33912



pnnws%mssmn o
H.F. class B telephony
H.F. Klasse B Telephonie
H.F. classe B téléphonie R
H.F. klasse B telefonie
AF. clase B telefonia —
2 > 150 > 15 m
Va 1500 1000 v
Vg ~ — 55 ~ — 35 v
Ia 65 94 mA
Ia A 151) A 241) mA
Vep ~ 60 ~ 60 ¥
Whe ~ 181 | ~ 3,01) w
Wi 97,5 94 w
Wa 67,5 69 w
Wo 30 *) 25 %) W
” 30,8 26,5 %
H.F. class C anode modulation
H.F. Klasse C Anodenmodulation
H.F. classe C modulation d’anode
H.F. klasse C anodemodulatie
A.F. clase C modulacién de énodo
A > 150 > 15 m
Va 1250 1000 X
Vg ~ —140 ~ —100 v
Ia 115 117 mA
Ig Y 14,4 ~ 15,0 mA {
o™
Vgp ~ 210 170 v
Whf ) 3,0 Y] 2,6 w
Wmod ~ 722) ~ 592) W
Wi 144 117 W
Wa 51 43 w
Wo 93 *) 4 %) w
” 64,5 63 % e

1/10-43

*) vide pag. 0633/2
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PHILIPS TC 1/75

TRIODE

-~
PHI[IPE%EHISSWN

Characteristics : L.F. class B amplification
Kennlinien : N.F. Klasse B Verstirkung
Caractéristiques : B.F. classe B amplification
PN Karakteristieken: L.F. klasse B versterking
Caracteristicas : B.F. clase B amplificacién

one valve - eine Rihre - un tube - een buis - una vélvula

wa
wo ™) n(%)
1. 77
Va=1250V
Vg=—45V
TT1Ra=33500
¢ Raa-134000 7 (o
V. g -
50 50
o - %——
oL ==
[} 915 o]éy 7 rﬂ}‘ g
1
la Va=1250V d|
IQM Vg=—45V d
1 Ra=335002 mu S
- Raaat
50 5
- ins
0 = & ]
(/] 25 50 75 Wgn(y) 100
FE4EE

1/31-740 3301/3



TC1/75 sprne

PHIlIPS%EMISSIUN

Characteristics H.F. class B telephony
Kennlinien H.F. Klasse B Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B téléphonie
H.
A

Karakteristieken : F. klasse B telefonie
Caracterfsticas F. clase B telefonfa
“”;:M A: 150 m
100777
e Wo
5 = Wa'
4
. T
50 7 y Va=1500V 1]
o Vg=-55V 7|
0=
1501 VgV
lant(ma)
Bang) /) ¢
s = & 500
Va=1500V -
200, ;"”"55'/ a0
7 ]
A :
150 : 300
/ 2
100 — — 200
/
50 A 100
i =)/
o I ——— 7% o
0x% 50 100 150 Vgn{V)

1/11-%40 33913



PHILIPS
TRIODE

P

TC 2/250

PHIUPS%EM!SEIUN

Use : Oscillator, H.F. amplifier
Verwendung : Oszillator, Hochfrequenzverstirker
Utilisation : Oscillateur, amplificateur H.F.
Gebruikswijze: Oscillator, H.F. versterker

Empleo : Oscilador, amplificador de A.F.

]ul s e :d. ted

Heizfaden : Oxydkathode

Filament : Cathode & oxyde

Gloeidraad : Oxydkathode

Filamento : Céitodo de éxido
= 1,0V
~ 2,5 A
~ 2,5 A
= max.250 W
= 300 W
A 25
~ 6,0 mA/V
A 3,5 pF
~ 26,5 pF
3 15,5 pF

i MHz Va
max
15 m 20 | 2000 v

~ o
. ’él
g !
|
~ '
f g;\
21875
1/10-%43 - 3441/1



TC 2/250 PHILIPS

TRIODE

PHIlIPS%EMIEBIDN

Characteristics :
Kennlinien 3
Clnot.érintiquel:% Ia-Va; Ig-Va
Karakteristieken :
Caracterfsticas :
3 [
N
1
S
b
= 115 §
=B
a \
\
IS v | R
\
NEEE \I %
(= Ty
A
NE NN
J \ z §
\
1 a
\ 1
— N
< N "\'§
(s N\ \ HES
<. N \ \ AVH
N 1l §
N A &’L = =
NEYAN
NN Hf§.§§g 1=
{ T VN MR ™
f A\VAEP. U
L¥1 147 P r A AL
3 i
s = = = = QQ
<28 § ® § 8 § ®
<
a5 8% R 8 8 B =

1/10-43 g 34411



PHILIPS TC 2/250

TRIODE

. puuw.s%wssmu

H.F. class C telegraphy H.F. class B telephony
H.F. Klasse C Telegraphie H.F. Klasse B Telephonie
H.F. classe C télégraphie H.F. eclasse B téléphonie
— H.F. klasse C telegrafie H.F. klasse B telefonie
AF. clase C telegrafia AF. clase B telefonia
2 dam 15 | dam 15 3 dam 15
i hm hm hm
Va 2000 1500 | V Va 2000 Vv
Vg ~—160 | ~—120 | V Vg ~— 15 v
Ia 375 360 | mA Ia 175 mA
Ig ~ 55|~ 60 |mA Ig ~ 60') | mA
Vg~ |~ 280~ 240| V Vg~ ~ 95 N
Whf |~ 1b6j~ 15| W ‘Whi ~ 11,5)] W
Wi 750 540 | W Wi 350 W
Wa 250 190 | W Wa 250 W
Wo 500* 350%)| W Wo 100*) | W
1 67 65 | % 7 285 | %
H.F. class C anode modulation
H.F. Klasse C Anodenmodulation
H.F. classe C modulation d’anode
H.F. klasse C anodemodulatie
A.F. clase C modulacién de énodo
2 dam 15 | dam 15
hm hm
Va 2000 1500 | V
Vg ~—200 | ~—150 | V
Ia 260 | ~ 260 | mA
Ig ~ 60 60 | mA
) Vg~ |~ 315~ 260| Vv
Whf |~ D~ 16| W
Wif ~ 2602 &~ 195%) W
Wi 520 390 | W
Wa 145 120 | W
Wo 375%) 270%)| W
PN 7 72 69 | %
15/1-40 3441/2

*) vide pag. 0633/2



| PHILIPS
TC 2/250 b
uunws%&mssmu v

. class B telephony

Characteristics : H.
. Klasse B Telephonie

H.F.
Kennlinien H.F,
Caractéristiques : H.F. classe B téléphonie
Karakteristiecken: H.F. klasse B telefonie
Caracteristicas A'F. clase B telefonia
dam 15
Wa At ik
Wo W 34569
250 T
Va=2000V
Vg=-75V
400, >
; - Wa—
7
7
d
1 as
< E
0 =amnd
) 1 L
gw "
10
V4 -~
v
” 4
05
100| =
-
0z T,
0 50 100 150 gv(VI 200

15/1-40 34412



PHILIPS '['C 04/10

TRIODE
uumns%&mssmn
Use : Oscillator, H.F. amplifier
Verwendung : Oszillator, Hochfrequenzverstirker
Utilisation  : Oscillateur, amplificateur H.F.
Gebruikswijze: Oscillator, hoogfrequentversterker
Empleo : Oscilador, amplificador de A.F.
Cathode : Oxide coated, directly heated
Kathode : Oxyd, direkt geheizt
Cathode : Oxyde, & chauffage direct
Kathode : Oxyd, direct verhit
Cétodo : Oxido, caldeado directamente
f TSRS e S S R 1 L el L e R = 4,0 V
§ {0t SR AR g IS W PR Mo S e o B e ] s | ~ 1,1 A
A e Dk iy i S ey (WSS ~ 04 A
e AR R R T P AL T 0 e AN e ) by = max.10 W
WL Clr s s e Sy D S R i S g = g §- a3
e e Hw TR ok i aer e T U S0 o e 1/ ai ~ 25
S gVa = 400 Vi Ia = 25 mA) . . . . . . ~ 2,2 mAjV
(N ¢ S R ol v REAIEJaEEat R ~ 3 pF
O R O i T i s Iy s | 5 A 3,5 pF
R L IR N R S S ~ 5,5 pF
{1 PRI e HiS R P B E A e e R = max. 60 mA
2 MHz | Va max.
20 m 15 500 V
5m 60 400 V
2 m 150 300 V
max57,
a
%
o f
24048

1/10-%43 3301/1



TC 04/10 PHILIPS

TRIODE
pnuws%wssmu

Characteristics
Kennlinien g
Caractéristiques : Ia-Va
Karakteristieken :
Caracteristicas
Ia (mA) o
300r7c 5775
|
) |
250 )
o
YT TN,
s
Vi 4" I !Q
7 5°1|
200
A e
T
d ol
/ @i E
7 3
/ %"\?
1,1 ~ 7 74 ! \l
150 v d — P O
J LA P 7'
/ 7 7 A ff)\t
P £ » VAl V\l
; a 99}
> - \‘]NT
100 o P pa
4 ’4 L » - h\o‘
.
/ Y, S L . L \‘I .
A 1
5 o L, 0T W/
~ & = P2 ‘l‘———
il 7 1T
o : g
3 2
ERe 1 9y,
oo
7 o st -~ -t 'ﬂ
] > ey
1 L4 I~ - 1 4’25 A
o FEEr e e e e e
g 200 400 €00 Valv) 800

1/10-43 3501/1



PHILIPS TC 04/10

TRIODE

8 . numn%smssmu

H.F. class C telegraphy H.F. class B telephony
H.F. Klasse C Telegraphie H.F. Klasse B Telephonie
H.F. classe C télégraphie H.F. classe B téléphonie
H.F. klasse C telegrafie H.F. klasse B telefonie
. A.F. clase C telegrafia A.F. clase B telefonfa
A 150 15 m A 150 15 m
Va 500 400 v Va 500 400 v
Vg ~—50 |a~—50 v Vg ~—20 |~—15 ¥
Ia 50 43 |mA Ia 26 33 |mA
Ig ~ 7,5 |~ 96 |mA Ig ~ 121) | &~ 171) [mA
Vg~ | 110 ~110 V: Vg~ | &~ 40 ~ 45 5
Whf |~ 083|~ 1,06) W Whf |~ L,0Y)|~ 14Y)| W
Wi 25 172 | W Wi 13 132 | W
Wa 10 22 |W Wa 9,0 926 | W
Wo 15%) 10%) | W Wo 4,0%) 3,6%)| W
7 60 58 % 7 30,7 272 | %
H.F. class C anode modulation
H.F. Klasse C Anodenmodulation
H.F. classe C modulation d’anode
H.F. klasse C anodemodulatie
AF. clase C modulacién de énodo
A 150 15 m
Va 500 400 N
Vg ~—50 | ~—50 |V
e Ia 33,5 40 |mA
g ~ 60 9,0 |mA
Vg~ | ~100 ~110 v
Whf |~ 06 |~ 10 |W
Wif ~ 84%) |~ 8,0)| W
Wi 16,7 16 w
Wa 6,7 6,7 | W
PN Wo 10%) 9,3*)| W
7 60 58 %
15/9-40 3301/2

*) vide pag. 0633/2



TC 04/10 PHILIPS
TRIODE
pumps%mssmn
Characteristics H.F. class B telephony
Kennlinien : H.F. Klasse B Telephonie
Caractéristiques : H.F, classe B téléphonie
Karakteristieken: A.F. klasse B telefonie
Caracteristicas AF. clase B telefonia
%M A: 150 m
e : 21880
rrcod/n0 : Wor
I e
t I
I pan
i Wa
10 0T
V.
V. 1
5 1
Va=500V
Vg=—-20V
i Vgr(¥)
0 F T
80| Jant 200
Ia
Jant
LA (mA)
Va=500V
Vg=-20V
: 150
t =
S
4 L 100
T
30! A 1
ot
20 t 50
4
10 g
1 o
o 1 Vg (V) 0
0 20 40 60 80 100
15/9-40 3301/2

\/‘l



_—

PHILIPS TC 05/25

TRIODE
PHHIPE%EMISEIUN
Use : Oscillator, H.F. amplifier
Verwendung : Oszillator, Hochfrequenzverstirker
Utilisation  : Oscillateur, amplificatenr H.F,
Gebruikswijze: Oscillator, hoogfrequentversterker
Empleo : Oscilador, amplificador de A.F.
Cathode : Oxide-coated, directly heated
Kathode : Oxyde, direkt geheizt
Cathode : Oxyde, a chauffage direct
Kathode : Oxyd, direct verhit
Cétodo : Oxido, caldeado directamente
b | SRR SR R S T Wod- 57 (R . = 40 V
B o teee e e o e A ~ 2,2 A
W= n s S e e e gy ~ 0,8 A
Wa ... Ay S ST e EA = max, 40 W
Wat . R ol po R T ¥ = 50 W
R R AT e B R A R P i Al %) ~ 9
S ’V 600 V; Ta = 50—80 mA) . . . . =~ 2,2 mA/V
= v T e E et SRR | ~ 2,7 pF
Cfg s TR A B e e ~ 6,2 pF
GO o.i o viv nie ain mn o v nin Ride d ~ 6,6 pF
Ik . v B s . e = max. 100 mA
2 MH, | V&
150 m 2 600 V

15 m 20 500 V
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TC 05/25 PHILIPS

TRIODE
!nmps%mssmn »
N b : Ao %%&:k* v:.
Characteristics  : Z
Kennlinien :
Caractéristiques : Ia-Va
Karakteristieken : ;
Caracterfsticas  : ¥ g
1afns) £
300y -
H 73
S c
U
O
2501 §
/ e
2
/ .
J ',{?
i
Vi
150 Q
vi ,’§ -
2 N
100}
00 ; ,p
. y 2
F y.
N v/
P J /Q
V. 7 Y
50!: - 7 % ,Q:
v iBv4 / £ 7 -] N\
y
M » Y yaup Aty ,l@ -
o 20 i
g 250 500 750  Va(v) 1000
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PHILIPS TC 05/25

TRIODE

- pmups%mmsmn

LF class B amplification (two valves)
NF Klasse B Verstirkung (zwei Réhren)
BF classe B amplification (deux tubes)
LF klasse B versterking (twee buizen)
BF clase B amplificacién (dos vélvulas)
\
Va 600 v
Vg ~ —60 W
Ia (Vg~ = 0) 20 mA
Ia (Vg~ = max 170 mA
Ig (Vg~ = max ~ 16 mA
Vg~ ~ 160 v
Vgg~ ~ 320 v
Wi 102 w
Wa ~ 34 w
Vg N 26 w
Wo 68 %) w
Ra 1900 Ohm
Raa 7600 Ohm
7 67 %
HF class C telegraphy
HF Klasse C Telegraphie
HF classe C télégraphie
HF klasse C telegrafie
AF clase C telegrafia
X 150 15 m
Va 600 500 v
Vg ~—170 ~-—140 v
P Ta 93 90 mA
Igl ~ 10,6 ~ 12,5 mA
Vg~ ~ 300 ~ 260 v
Whf ~ 3,2 ~ 3,25 w
Wi 55 45 W
Wa 20 18 w
Wo 35%) 27 ¢) w
A
7 62 60 %

15/3-%41 *) vide pag. 0633/2 3341/2
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TC 05/25 PHILIPS
TRIODE
pmun.s%&mssmu
HF class B telephony
HF Klasse B Telephonie
HF classe B téléphonie
HF klasse B telefonie
AF clase B telefonfa
A 150 15 m
Va 600 500 o
Vg ~ —60 ~ —A45 v
Ia 74 62 mA
Igl ~ 181) ~ 123) mA
Vg~ ~ 100 ~ 80 v
Whi ~ 3,61) ~ 2 1) w
Wi 44,5 31 w
Wa 33,5 24 w
Wo 1Y 7,0*) w
7 25 22,5 %
HF class C anode modulation
HF Klasse C Anodenmodulation
HF classe C modulation d’anode
HF klasse C anodemodulatie
AF clase C modulacién de énodo
A 150 15 m
Va 600 500 v
Vg ~—170 ~—160 v
Ia 95 84 mA
Ig N 11,5 ) 12,5 mA
Vg~ ~ 300 ~ 280 v
‘Whi ~ 3,5 ~ 3,4 w
WIf ~ 299 ~  21%) w
Wi 57 42 w
Wa 22 16 W
Wo 35¢) 26 *) w
7 61 61 %
15/3-'41 *) vide pag. 0633/2 3341/2



PHILIPS TC 05/25

TRIODE

= PHILIPS%EMISSIUN

Characteristics : LF class B amplification (one valve)
Kennlinien : NF Klasse B Verstirkung (eine Rohre)
Caractéristiques : BF classe B amplification (un tube)
Karakteristieken: LF klasse B versterking (een buis)

-_— Caracterfsticas : BF clase B amplificacién (una vélvula)
o (W) n(%)
1€ 05/25 |
,l,;,
7 g= -60V
Ra=19004
Raa= 760002 ¢
> / Vi
2 A 40
4 T
7 S
y /
4
i /
10 paRy. 4 20
il s
o
h (]l\ i £ C Ta ~"f' /A 0
Ig (m'df
~a d(%)
. 75 - 75
& 5
25| 2,5
A 2 ) ™ol ==
4 = ‘ =T 0
0 50 700 150 VgAlv) 200
S80s7
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TC 05/25 PHILIPS

TRIODE
PHI[IFS%EMISS!DN

Characteristics : HF class B telephony
Kennlinien : HF Klasse B Telephonie
Caractéristiques : HF classe B téléphonie
Karakteristicken: HF klasse B telefonie
Caracterfsticas : AF clase B telefonia

2 : 150 Wa
Ia [rmqj = W%M
7C 05/ HH
HH e
50 T Ia 60
VauS0GY
Vg=—-60Y 50
War
100 == 40
75 e - 30
wo
50 20
- 7
10
Ry 0
3 5 Vo) 1
.Ea:z} t
m 4
Vas6OOV s
300 Vg=-60V £
4
L(mA)
200 i 20
.
100 10
0 5= i 0
7 50 100 150 200 vply)  aem
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PHILIPS TE 05/10

TRIODE

o
3 PHIlIPS%ENISSIﬂI

Use : Oscillator, H.F. amplifier
Verwendung : Oszillator, Hochfrequenzverstiirker
PN Utilisation  : Oscillateur, amplificateur H.F.

Gebruikswijze: Oscillator, hoogfrequentversterker
Empleo : Oscilador, amplificador de A.F.

Cathod. s s S < d

Kathode : Indirekt geheizt
Cathode : A chauffage indirect
Kathode : Indirect verhit

Cétodo : Caldeado indirectamente
V£ R ] R e R R R T = 63 V
T3 o s mie PR B 2 e ~ 09 A
ISft o/ v eiene L T . A 0,5 A
L e e e et e e L e S SR e | = max., 500 V
W R EC R T 5 oy e SR A : = max. 12 W
NREG= G 0 o« aneess T e tetatie allv = 5 W
A 16
3 mA/V
80 mA
1 pF
3,7 pF
F

=
ne
<o
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TE 05/10 PHILIPS

TRIODE

PHIHPS%EMISSWI b

Caractéristiques Ta-Va; Ig-Va
Karakteristieken : .
Caracterfsticas
<
o =
; B 8 8 % on
Fl -mmich
: ST
e T S
2, \His 5
= =~
\ ;
i
>
-1
\
P
\
\ \ N
>
= HS
F \
j) \
\
- \
= \
\ \
A S
\ \ \ } e \b‘
~ \ AN Y _—
d 3 I
G \ \ \ % Ji i[‘
2 \ \l! \
= - \ \ INSE "_L ; § h g
R N -
N N \ / ] i
EEEC N Y S i
‘ \ & v
K \\ N \ 7/ i L&
VAV, N
N
S RS
2 A
= H1 3 —
E Vi S S
© o £
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PHILIPS TE 05/10

TRIODE

o PHIlIPS%EMISSIUN

L.F. class B amplification (two valves)
N.F. Klasse B Verstirkung (zwei Rohren)
B.F. classe B amplification (deux tubes)
L.F. klasse B versterking (twee buizen)
B.F. clase B amplificacién (dos vélvulas)
a——
Va 450 v
Vg N — 20 v
Ia (Vg~ = 0) 12 mA
Ia (Vg~ = max 90 mA
Ig (Vg~ = max ~ 10 mA
Vg~ ~ 10 v
Vgg~ ~ 140 ¥
Wi 40,5 w
Wa 13,5 w
Wg ~ 0,7 w
Wo 27%) w
Ra 2780 - Ohm
Raa 11120 Ohm
” 66,5 %
H.F. class C telegraphy (two valves)
H.F. Klasse C Telegraphie (zwei Rohren)
H.F. classe C télégraphie (deux tubes)
H.F. klasse C telegrafie (twee buizen)
AF. clase C telegraffa (dos vélvulas)
A 5 m
Va 500 %
Vg ~ —65 v
Ia 110 mA
P Ig ~ 18 mA
Vg~ A~ 140 **) v
Whi A 3,5 W
Wi 55 w
Wa 24 w
Wo 31%) w
- n 56 %
**) one valve — eine Réhre — un tube — een buis — una vélvula

15/9-740 3306/2

*) vide pag. 0633/2



TE05/10 PHILIPS

TRIODE
PHIlIFE%EMISSIﬂN

H.F. class B telephony (two valves)
H.F. Klasse B Telephonie (zwei Rohren)
H.F. classe B téléphonie (deux tubes)
H.F. klasse B telefonie (twee buizen)
AF. clase B telefonfa (dos vélvulas)

A 5 m
Va 500 v
Vg ~ —23 v
Ia 63 mA
Ig ~ 141 mA
Vg~ A 40 **) Ve
Whf ~ 1,81) w
Wi 31,5 w
Wa 24 w
Wo 7,5 %) W
7 24 %

H.F. class C anode modulation (two valves)
H.F. Klasse C Anodenmodulation (zwei Réhren)
H.F. classe C modulation d’anode (deux tubes)
H.F. klasse C anodemodulatie (twee buizen)

A.F. clase C modulacién de énodo (dos vélvulas)

A 5 m
Va 450 v
Vg . —170 v
Ia 90 mA
Ig ~NSET mA
Vg~ A 135**) ¥
‘Whi ~ 3,2 w
Wif ~ 20 w
Wi 40,5 w
Wa 18 w
Wo 22,5 *) w
” 55 %
**) one valve — eine Rohre — un tube — een buis — una vélvula o
15/9-40 3306/2

*) vide pag. 0633/2



PHILIPS TE 05/10
TRIODE
~
; PHlllFS%EHISSIHN
Characteristics : L.F. class B amplification (one valve)
Kennlinien : N.F. Klasse B Verstirkung (eine Rohre)
Caractéristiques : B.F. classe B amplification (un tube)
-~ Karakteristicken: L.F. klasse B versterking ({ buis)
Caracteristicas : B.F. clase B amplificacién (una vélvula)
Wa
wo ) (%)
17,5 7zz57 I a: 70
L7
= Va= 450V ; o
Vg- =20V v /
Ra=2780.40 2 £
1 y 50
& Raaslt : A
10 40
7
75 v 4 = - 30
/1 J ; 5
/
5 - 20
= 7
25 C 10
=T ' 0
¢ < i g Vgrv V)i 189
la (m A)
Ig Va=450V
Vg- =20V ]
P o Ra= 27800 %
Raa=11120 ~ d(%
20| . 10
10 5
S =c il
7] = = il n[]
0 20 90 60 gnlv) 80
J6457
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TE 05/10 PHILIPS

TRIODE
-PHIllFE%EMISEII}N

Characteristics H.F. class B telephony (two valves)
Kepnlinien H.F. Klasse B Telephonie (zwei Rohren)
Caractéristiques : IL.F. classe B t(léphonie (deux tubes)
Karakteristieken: H.F. klasse B telefonie (twee buizen)
Caracterfsticas A.F. clase B telefonia (dos vélvulas)
A:Sm
Wa
o)
- TH TE 05/10
30 W
20
: ; Va=500V
/ . Vg=-23V
/.
10
0 e = pays e
iu
la(md) lant(mA)
150 ; 00
T
das lgmA)
Wi 2‘!’
= " 7 Va=500V bt
Vg=-23V
7|
50 100 20
pas
i1
ot 0

00 125
(V)

882
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PHILIPS TE 05/10

TRIODE

- nuuws%mssmu

H.F. class C telegraphy (selfexcited, two valves)
H.F. Klasse C Telegraphie (selbsterregt, zwei Réhren)
H.F. classe C télégraplne (auto-excité, denx tubes)
—_— H.F. klasse C tel zelf-g twee buizen)
AF. clase C telegraﬂa autoexcitado, dos vélvulas)
1< 10m
€3 8 S 8 o
S
& 8 S 8
~
oo § () N = Qz\ :
B :
H S
-5 . : £ =
Il |
1 o
\
n
\
\ |
o ~
\
1}
el
N \
N
.
BN
N N
AN
™~
=
g HHE
= -
Q
§ 8 § S
as® 8 ] B &
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